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Die vorliegenden Detenbldtter dienen nur zur Informetion. Sie
peinhslten Informationen Uber Halbleiterbauelemente des in den

" Listen elektronischer Bauelemente eingestuften Sortiments.

Aus den Detenbléditern kémnen keine Liefer- und Produktverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.

Sie beinhalten Grenz- und Kennwerte sowile Kemnlinien von Baue~

elementen.

inderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbe-
halten.

Die Datenblattsemmliung ist kostenpflichtig und kenn durch An-
wender aug der DDR bestellt werden.

Die Datenblettsammlung wird schrittweise aufgebaut
(Lose-Blatt-Sammlung) .

Laufende Ergiénzungen und Aktualisierungen werden aufgenommen.
Bestellungen fiir die jeweiligen Ausgaben der Datenblattsammlung
richten Sie bitte an

VEB Appliketionszentrum Elektronik Berlin

Abt. DA

PSF 211

Berlin

1035

Die Hersusgabe der Datenblattsemmlung erfolgt im Auftrag des
VEB Kombinet Mikroelektronik durch den VEB Appliketionszentrum
Elektronik Berlin, Abt. DZ. Die Redektionsverantwortlichen
nehmen jederzeit denkend sachbezogene Hinweise entgegen.

Bei Nachbestellung fiir vergriffene Ausgaben kenn die Lieferung
guf Mikroplenfilm erfolgen.

Diese Informetionen sind gliltig bis zum Erscheinen des
Zentralen Artikelketaloges (ZAK).



DATENBLATTSAMMLUNG

"Elektronische Bauelemente®

Ausgebe 1/87 (10): "Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewdhlte Importbauelemente"

Inhalt

1« Dioden

KD 522 A Siliziuvmschaltdiode
KD 522 B Siliziumschaltdiode
5Y 192 Siliziumgleichrichterdiode
SY 197 Siliziumgleichrichterdiode

2. Trensistoren

KP 304 & Feldeffekt-Kleinleistungstransistor
KP 306 A Feldeffekt-Kleinleistungstransistor
KP 306 B Feldeffekt-Kleinleistungstransistor
KP 306 W Feldeffekt-Kleinleistungstransistor
KP 902 -4 sirPeldeffekt-Leistungstransistor
KP 902 B 5 Feldeffekt-Leistungstransistor
KP 902 W Feldeffekt-Leistungstransistor
KP 903 A FPeldeffekt-Leigtungstransistor
KP 903 B Feldeffekt-Leistungstraensistor

XKp 903 W Feldeffekt-Leistungstreansistor

3. Integrierte Schaltkreise

D 718 D , Anzeigentreiber

DL 8127 D ' Systemtaktgenerator

K 561 ID 1 BCD/Dezimeldekoder

K 561 IE 9 Z8hler/Teliler mit 8fachem Teilerverh#ltnis und
i dekodierten Ausgingen

K 561 IE 10 2 bindre 4bit-Vorwdrtszédhler

K 561 IE 11 4bit Bindrzshler

K 561 IM 1 4bit Volladdierer

X 561 1P 2 4bit GroBenkomparator

K. 561 IR 6 8stufiges bidirektionsles parsllel/serielles Busregister
K 561 IR 9 4bit~Schieberegister mit synchroner Paralleleingeabe
K 561 KP 2 8-Kanel-Analog-Multiplexer/Demultiplexer

K 561 KT 3 4 bilaterale Analogschalter ‘

K 561 La 7 4 NAND=-Gatter mit je 2 Eingéngen

K 561 L& 8 2 NAND-Getter mit je 4 Eingéngen

K 561 L& 9 3 WAND-Gatter mit je 3 Eingéngen

K 561 LE 5 4 NOR-Getter mit je 2 Eingédngen

K 561 LE 6 2 NOR=Gatter mit je 4 Eingingen

X 561 LE 10 3 NOR-Gatter mit je 3 Eingéngen

K 561 LN 2 6 invertierende Treiberstufen

K 561 LP 2 4 BExklueiv-OR~Gatter mit je 2 Eingéngen

XK 561 Ls 2 4 AND/OR-Auswahlgatter

K 561 PU 4 6 nichtinvertierende Treiber

K 561 RU 2 256 x 1 statischer CMOS=RAM

K 561 SA 1 13bit Parit8tsprifer

K 561 TM 2 2 x D=Flip-~Flop

K 561 ™M 3 4bit Auffengregister

@



Fortsetzung

3. Integrierte Schaltkreise

X 561 TW 1
KR 537 RU 2 &
U 5200-Systen
U 8272

2 x JK-Flip=Flop

4K x 1 steatischer RAM
CMOS=Gate=Array-System
Floppy-~Disk-Controller

4. Inhesltsverzeichnis 1981 ~ 1987

Redaektionsschlus
Dezember 1986
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Ubersetzung, bearb.

Allgemeines

um-Schaltdioden KD 522 A und KD 522 B sind fir den Einsatz

in Schaltungen rediotechnischer Gerdte und Anlagen und in der Rechen-
technik vorgesehen. | ‘

Die Silizi

Sie sind in einem Glas-Gehduse untergebracht.
Die Masse der Diode betrdigt meximal 0,15 & .
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Umgebungstempersatur t&mb =

s

2

.

=60 bis 125 °¢

Grenzwerte
Kurz- Wert
zeichen KD 522 A KD 522 B MeBbedingungen
URmaK 30 ; 50 = : ‘ V t%}b g”é@ge QB
' 1 L cee "%"’125 C
; , . ;
Uniimas 50 75 -V tp = /us
talnb "‘”62 e oo
eee +125 “C
maximaler I, : ot %10 jus
Spitzendurch- FRMmax . S R
lﬁﬁ@tf@m QSOQ 1500 m tm«b = ““60 v e e
. o
‘ eee +35 7C
_ o
500 500 Vomb = 125 Q\
maximele Sperr- |t 150 150 % -
schichttemperatur | 9
Elektrische Kennwerte
Wert e S
Kemngrofen Kurg- KD 522 A KD 522 B MeBbedingungen
zeichen R SR :
meximale Sperr- U 30 50 v
spennung Rmax
Sperrgleich= I =2,0 £5,0 vk U,
strom R N . /" | Rmax
urchleafgleich- Up =141 1,1 V. |Ip = 100 mA
spennung \ | S
Gesamtkapazitét G = 4 - £ 4 pP U, =0 eee
tot. IR 0,05 V

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verléufe und tragen
nur informetiven Charekter.
Durch die Ziffern 1 und 3 wird die mbgliche Streubreite suf der
Begis von 95 % der Bauelemente dergestellt.
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Bild 5: Abhéngigkeit der Durch- Bild 6: Abh#ngigkeit der Er-
laBspannung von der holladung vom Durch-
Grofe des Spitzendurche leBgleichstrom

lafBstroms bei (U = 10 V)
toy = 25,2 10 °¢ R
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20 b >\~ ; :
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' T,
7Zh§\<; /%5747<;4/ 7% Bild 7: Abh@ngigkeit der Ge-

3 semtkapazitédt von der
18 , Sperrgleichspennung

0O 10 20 30 40 UR/V

Anwendungs- und Betriebshinweise

Die Dioden konnen auf unterschiedliche Weise in einem Abstand von’
mindestens 5 mm vom Diodengeh&duse so engeschlossen werden, dall eine
Erwdrmung Uber 150 °¢ an einer beliebigen Stelle des Diodengeh8uses
und ein Durchgeng elektrischer Impulse durch die Diode ausgeschlos-
sen werden.

Eg wird empfohlen, als Wirmeableitung eine Pinzette mit flachen
Schenkeln, die mindestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, zu ver=-
wenden.

Die Biegung der Anschlisse ist zulidssig in einem Abstand von mine
destens 3 mm vom Diodengehéuse, mit einem Biegeradius von mindestens
1.5 mme ‘

Bei der Kontrolle der Kennwerteg bei Prafungen und wghrend des Be=
triebes diirfen keine mechenischen Kréfte auf die Verbindungsstellen
zwischen Anschlisgsen und Diodengeh&use wirken, um eine Beschédigung
dieger Verbindungsstellen zu verhindern.

Litergtur
/1/ Polupravodnikovye dicdy Kaetalog Cast® 1 (Halbleiterdioden
Katalog Teil 1), 1979, Eloxrg Moskvae. S. 129
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Grenzwerie :
Kurzzeichen SY 192 SY 197 Binheit
Periodische Spitzensperr- Uany 100, 200, 400 100, 200, 400 v
spenmung und Nichi- i 600, 800, 1000 600, 800,
periodische Spitzensperr- Upsy 1200, 1400, 1600 1000
spannung '
o ; , 1) 1) )
littlerer DurchlaBstrom Iy (AV) 41 23 A
(Sinushalbwellen) 45 2) o5 3) N
max. zuldssige virtuelle o 175 150 °c
Sperrschichttemperatur e
Betriebstenperaturbereich Vg =550 125 s
Stolistron 7 IFSM
t o= 10 ms, U, =07V
o = 25 % 550 280 A
=150 % 450 250 A
oot @5"5"?’%% hvasisatlothpimiit do Him 3 43
VoS- 100 ¢
2) B 90 %
¢
3) gﬁc = 95 OC
Kennwerte
DurchlaBspannung Uy 1,4 1) 1,4 2) v
bedl Im;
Jé = 25 %
Periodischer Spitzensperrstionm 1_1{?‘ 5, 6,0 4) mh
o 5) 5
150 2,0 ) mh
Innerexr VErmewlderstand . Rthj c 1,0 1,0 R/w
PF = 10 W
Sperrerholzeit t”r = 300 6) ns
(R S
?) 1y = 20
3) _ \ A _ 0
Ug = Uppys "/qo =150 °¢C
By 2y 4 = 120 O
R 7 YRR’ ¢~
5) - . = 0
Ug = Upgs % = 25 °C
= 0,543 «f=25°C
2 72
, 10
Ay oY



Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Robert Harnau” GroBriaschen

Siliziumgleichrichterdioden

1/87 (10)

Die Typen SY 192 (TGL 43347) und SY 197 (TGL 43349) sind Siliziumgleichrichterdioden, die im Ge-
héuse H5, international das standardisierte lMetallschraubgehiuse I.E.C. = A4M, angeboten werden.
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Bauform HS5
TGL 200-8327

Masse: 17 g
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AnschluBlbelegung: Katode am Gewindebolzen

Bild 1: Geh&use
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>l

UglV
2: Obere Verte der DurchlalBkennlinie

der SY 192 )
Parsmeter: Sperrschichitemperatur e?

|_180°

N

80 100 N0 120 130 140 150 160G 170

180 .,
&c/C

Hochstzuldssiger DurchlaBstrommitielwert
IF(AV) der SY 192 in Abh8ngigkeit von der
Geh&usetempersaiur d% bei rechteckfdrmigem
Stromverlauf

Parameter: Stromflubwinkel

80

Bild 4:

204

10

S

80 80 W0 M0 120 130 140 150 160

: Héchstzuléssiger Durchlaﬁstrommittelﬂ
wert IF(AV) der SY 192 in Abhéngigkeit
von der Gehiusetemperstur ﬂf bel ginus-
formigem Stromverlauf

Parameter: StromfluBwinkel

|
0 20 40 60 80 100 320 JO/‘C

Bild 5: HOchstzulidssiger DurchleBstrommittel-

wert I, der SY 192 in Abhéngig~
AV)

keit von der Umgebungstemperatur ﬁi

bei sinusfdrmigem Stromverleuf

Voraussetzung: lontage der Diode

S5Y 192 auf KihlkOrper Typ K 25, Rin-

baulage T

Parameter: Stromflufwinkel
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Bild 6: HBchstzulissiger Durchlabstrom- Bild 7: DurchlaBverlustleistung Pp ,yy der 8Y 192

mittelwert IF(AV) der SY 192 in in Abhéngigkeit vom DurchlaSsirommittel-
Abhingigkeit von der Umgebungs- wert IF(AV)
tempersatur %2,bei rechteck- Paremegter: Formfektor (siehe Tavelle 1)

formigem Stromverlauf
Voraussetzung: lMontage -der Diode
SY 192 auf Kithlkdrper Typ K 25,
Tinbaulage I

Paremeter: StromfluBwinkel

2E
A
604
55
Ielav) |
501 A
38—k
45 364
34
404 32
30
35 28
261 180°
30 261 .
22120
25 20
18
20 96 60°
14
15 1 12
10
0 81
8
8 i
2
og 1o 1 12 13 % a5 18 gy 80 90 100 110 120 130 140 150 /e
Bild 8: Obere Werte der Durchlafkennlinie Bild 9: Hochstzuléssiger Durchlelstrommittelwert
der SY 197 IF(AV\ der SY 197 in Abh#ngigkeit von der
Paremeter: Sperrschichttemperatur ag Gehdusetemperatur oﬁ bei sinusformigem
Stromverlauf

Parametery StromfluBwinkel
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81
6
4
2 \
80 90 100 10 120 130 %0 150 & /°C
2314 10: Hochstzuldssiger DurchlafBstrompit-
telwert I der SY 197 in Abhdngig-
F(AV)
keit von der Gehdusetemperatur %é bei
rechteckformigen Stromverlaufl
Parameter: StromfluBwinkel
Ir(av)
A 28
26
oc Pray
24 [ 4
68 -
22 b
20 60 4
56+
524
48
4
40
36
32
284
261
20
164
12
g
4 4
0 20 40 60 80 100 120 %0 10 Ug/°C
Bild 12: Hochstzulissiger Durchlefstrommittel- Bild

wert IF(AV) der SY 197 in Abhingigkeit
von der Umgehungstemperatur ég bei recht-
eckfdrmigen Stromverlauf

Voraussetzung: Montage der Diode SY 197
auf Kihlkdrper Typ K 25, Einbaulege I
Parameter: Stromflubwinkel

Ir(ay)

SY 192, -8Y 197

0

Y

20 40 60 80 100 120 w0 J/°C

Bild 11: Hochstzuldssiger DurchleBstrommittel-

wert lF(AV) der SY 197 in Abhéngigkedit
von der Umgebungstemperatur @f bei ginus~
formigem Stromverlauf '
Voreugsetzung: Montage der Diode SY 197
auf Kihlkdrper Typ K 25, Einbaulege I
Parameter: Stromflubwinkel

be

157 141
173

245

2

13

§ b 8101211 16 20222626 283032 3436 3840 Ty

A
Durchlafverlustleistung PF(AV)
der SY 197 in Abh#ngigkeit vom Durche
laBstrommittelwert IF(AV
Parameter: Formfaktor (sieche Tabelle 1)



Tabelle 1:

sttt

Bestimmubg des Formfaktors aus der Schaltungsert und -dem Stromverlsuf

IFRMS effektiver Duwrchleafstrom
F = Formfaktor = Toav mittlerer DurchlaBstrom
Stromert Stromflubwinlkel Schaliungsari Formfakioxr
Sinus o
(beidseitig angeschnitten) £ = 180 E: M; B 1,57
¢= 120 ° DB; S; DSS 1,73
1? f= 60 ° DS \ 2,45
% !
2 ya ; 1
| ¢ H
o | I = 4707
-rechteck o
{(beidseitig angeschnitten) #£= 180 E: M; B 1,41
L =120 ° DB; §; DSS 1,73
= 60 ° D8 2,45
¥ ¥
5 o=
' ¢
] H
g 5
! ¢
o ! ; .J‘ 780
Gleichstrom DC F= 360 © ’ 1

= Binwegschaltung

o= Hittelpunktschaeliung

= Brickenschaltung

= Drehstrombrickenschal tung

S = Sternschaltung

S = Doppelstermschal tung

D35 = Doppelsternschaltung mit Saugdrossel

Montagehinweise

Beim Zinbsu der Bauelemente ist auf eine mdglichst geringe mechsnische und +thermische Belastung der
Anschliisse zu achten.

Bei der Hontege auf Kilhlkorpern ist eine Wirmeleitpaste emzuwenden, die hauchdiinn zwischen den
Kontektfl&chen aufzutragen ist, Bei der Befestigung sind die maximel zuléssigen Montagedrehmomente
nicht zu Uberschreiten, da es ansonsten zu einer Bauelementegchidigung komnt.

Maximal zuléssiges Anzugsdrehmoment Geh8usaebauform H5 = 2.5 Nm.

Die vorliegenden Detenblitter dienen
ausachliellich der infermation!

Ee hénnen dergus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbing.
lichksiten abgelsitet wargan.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritie sind vorbahelten.

Herausgeber:

veb spplikaetionszentrum elelkdkronik berlin
i veb kermvibinet mikroslekironilk

Mainzer Strafle 25

Berlin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881, 011 305656
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Herstelierland: Ud S8R

;ﬁbersetzung, hearb.

,FeldéffektuKleinleiStungstransistoren

Die Tran.:xstoren KP 306 A, KP 306 B, KP 306 W gind planare S:Ll::_z:.,umﬂreldeffekttranslstoren m;z.‘t zZwel
isolierten Gates und n-Kenel (Verarmungstyp).

Sie sind vorgesshen fir Verstédrker- und Lilschersohaltuugen mit hohem mlngsngsm,derstana im HF= und
NF-Bere:Lch in Ger&ten fir allgemelnen Einsatz.

Beuform: A 4/15-48 nech TGL 11 811 baw. :
¢ 22-2 nach TGL 39 ‘346 (hermetisches 1\Tetallgehause mig b:;,eg,se.men Anschlissen)

" Betriebstemperaturbereich: = -60 °C bis +125 °C

Magge: max. 1,0 g

Source ¢
Subistrat
i .
Y
Y
=
= -
: ] g
—iii gl s
. 13.7 5.3

Bi1ld 1: Bauform KP 306 A = KP 306 W

.



Grenzwerte ’(t;me:VQSO ves f125ydC)
 Gate T=Source=Spannung UG1Smax 20 V;
‘rGatelzmséurceQSpannung , Usosmex 20 V .
Gate 1-Drein-Spennung - Usipmex 20V

Gate Q%DrainmSpannung Uaopmes 207

Gate 1-Gate 2-Spenmung Usicomasx 257
?Dréin;Sogrcewsﬁannung : UﬁSm;x  ’,20'V ‘

Drainstrom IDmax/ VQOymAV

Verlustle;stung - : Py R 150 mW

(t&m = ”’60 e és ’+‘35 OC)
) Im Temperaturbereich von tamb = 435 ... +125 9C sinkt die Verlustleistungylinear auf SOvmW;

Einsatzhinweise

Die Anschlisse kinznen in einem Minimslabstand von- 5 mm vom Geh&use und einer Maximalltemperatur von
260 ¢ gelbtet werden. Die Litdauer darf debei 3 s nicht Uberschreiten.

Wehrend der Hemdhebung des Trensistors ist zu sichern;, daB keine statischen Aufladungen und Impuls@
spemungen mit einer Amplitude Uber 30 V auftreten. : : .
Vor dem Beginn der Arbelt mit. dem Transistor ist es notwendig, einen Schutzr;ng anzulegen, der ait
einem Widerstend zwischen 0,5 = 20 LiOhm. géerdet dst.

Vor und wihrend der Montage sollen die Transistoranschlﬁsse verbunden (kurzgeschlossen) gein.

Blektrische Kennwerte —( fir t_ . = 25 Y10 %)

MHefbedingungen

Kenngrofen | zurz- Bin- Une = Unse I £
1. zelchen min.  maX. . { heit b3 UG1S D
: G2s® :
v v méi Hz

Vorwirtssteilheit Torg 3 8 /7 15 10 * 5 107
(fir Gate 1) ) ‘
Vorwirtssteilheit Yol - mh /v 15 10 5 -
(fUr Gate 2} & . ’
Drain-Reststrom lbs(off) - 5 /uA .15 0% - - =
Gate 1-Reststrom Iz1ss - 5 nk 0 .- 20 - =
Gate 2-Regtstrom IGZéS ' - 5 nh 0 20% - -
Gete 1=Source~ Usg - ' ' 15 0 = =
Spannung : . :
KP 306 A «0,5 0,5 v
KP 306 B o 2 v
KP 306 W - . k =3,5 -0 4
Abschnirspannung Up 4 : g 15 10" 0,01  ~-
(Gate 1) : . k
KP 306 4, KP 306 B ) - v
KP 306 W =5 - v




1/87 (10) 3 KP 306 4 = W
Fortsetzung ]
Elektriséhe Kennwerte ( fur by, = 25 40 %)
MeBbedingungen
Kenngrifen Kurz- | | Bin- Une o+ Upqe Iy £
zeichen min, max; heit DS UG1S D
' G2s* ,
v v C o omA Hz
Tingangskapazitit Oi1s - 5 | pp - 20 10* 5 107
Rickwirkungs= GT?Sk = 0,07 pF 20 10* 5 ﬁQY
kepazitét , "
Bingengswiderstend  |Ryqg 12 8o kOhm | 15 10* 5 610!
Rauschfalktor e - 7 @B | 20 10" 5 T2 108
Grenzfreguenz der £ 800 - WMz - - - -
LeletunogveEOEarm 13
VUTLE, (&" = O dB)

Die *ol enden Kurvendarstellungen sind typische Verldufe und tragen rein 1nférmativen Charakter.
Dis-Angebe der 95 %=Grengzen dient dex Verdeutlichung der mo*llchen Streubrelte ( e - L ypigche
Abhanglgkelt,,m<w=¢w = renzen der 95 NuVertelluig)

‘ T
Upg=tsv o
. oS / I i Ups - 15V /
D - 16 { - oo 1’
; o Ugzs = 15Y ”7// i ' Ug1s=15V —-//
1 / . ‘ b - //
R -/ ' , : 12 //

/i R/ 2
/8

: ay
. . | ey
-2 -1 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
——f\@mw ) B . el
Us1s : Ys2s
Y v

Bild 2: Typische Ubertragungskennlinien
a) fur Gate 1 (UG2S = const.)
b) fir Gete 2 (Ugqg = const.)



Y218 T Upg =15V
mA . Ugas = 12V
v ' .
A
3
//f“\\ , x\\\
1 AN \\
/TG =
al
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e
i}
mA
Bild 3% Steilheilt in Abhédngigkeit
' a) vom Drainstrom
b)) von der Umgebungstemperatur
C115
PF 25
//_.—-"‘ ————————————
R /// -
20 /
w/,—‘*"-‘"— e e T
////
15
10 ’
Ups = 15Y
Ug2s- 10V
. § = 10MHz
05 . 5
al
o 5 10 158 20
—
: Ip
Bild 4: Bingengskepazitét in mb

Abh#ngigkeit
a) vom Drainstrom

b) von der Gate 2=Spannung

¢) von der Drain=Source-Spannung

-

b)
30
€u1s
pF
25
20
bl 45
5
Ly1s
TopF T
) &
3
2
¢l

9
UDS; =15V
~ Uges= 10V
\7\ I = 5rn/-\
~ P oo
~ - 7 z
N ~ t
g
'\\7\§ <
~
s R
\:\
~ ~ .
~ .
\\\ \Q\\
~ R
\,\\ ’ - \\\
5 ~
~<
-~
\\
\\‘
\\
—~ S
.
3 N
- 80 -40 0 +40 +80 4120
. e
tamp
°C
Ups =15V .
ID = 5mA
Ug1s =10V
f = 10MHz
~
\\\,.
*f“\»ﬁﬁ\§‘\§_h‘___m¢_”~____— —
\\\\\*‘\
0 5 10 15 20
e
G2S
v
/jf~~« ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ve
/ o Ugzs = 10V
/ ‘ . ID = SmA
£ = 0MHz
///’_—.———'- e e e e e e
0 5 10 15 20 25 30
= s *
Ups
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005
e
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pF 1A =
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,,W
b / e S et
003 —
Pl Ups = 18V
Pt Ugzs+ 10V
o ¢ = 10MRz.
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Ubersetzung, bearb.

Feldeffeki-Leistungs~Transistoren

o

;llgemeines

Transistoren KP 902 4, XP 902 B, Kp 202 W ¢

Die ind plenare Silizium-n-Kanal-Felde
mit isoliertem Gale.

Sie sind vbrges Ur die Anwendung in Bupfangs~ und Sendegeréiten
. . ~

und anderen A Ginsata. | =
Bauform: gemii Gehiusezelchnung Bild 1
c Het

nes HMetall=Keramik=CGehiuse) . -

L o O i ap O
peraturbereich: =45 “C bis +85 °C

DEeTrLe

o
¢
e
w
o
1]
o
[

Kasse: max 6 g

Gate - Source , Substrat

i

38 _.2max
108 11

Bild T: Bauform KP 902 & « KP 902W:

m Freguenzbereich bis 400 Miz



i L o
Grenzwerte (tcase = =45 .,. +85 °C)
Drain-3ource-3Spannung UbSmaz 50 ¥ )
Drain-Source=Spitzen~ UDSMm&X 70 vV )
spennung
Gate=Source-Spennung UGSmax 30 V/=15V
Drainmstfom IDmax 200 mA 3) .
Verlustleistung PDmax 3,5 W 4)

(togge = <45 %C ... +25 %0)

Doy DSmax * = 60 V fiix Uyg = O
2) piir den Tmpulsbetrieb gilt: tp 21 me, Q2 100
3) Im Temperaturbereiech von Yoase = +25 ... +85 9C reduziert sich
Ipmax linear auf 130 mh. .
4) Im Temperaturbereich von t. .. = %25 coe 485 °C reduziert sich
Phpax linear suf 2,5 W

Einsatzhinweise

Der mlnlmale Abstend zwischen den Lotstellen an den Anschlussen und dem Gehduse ist 1 mm.

Die Léttemperatur soll nicht 260 % iberschreiten, die Dauer der Lotung darf meximel 3 s betragene
Wdhrend des Lotens ist die Warmeableitung von der LUtstelle zu sichern und das Transistorgehiuse
soll gegen das Auftreffen von FluBmittel und Lot geschiitzt werden. .
Wihrend des L¥tens sind alle Trensistoranschliisse zu verbinden (kurzzuschlieBen).

- Bed der Anwendung des Transistors isgt zu beachten, daB eine hochfrequente Selbsterregung mdglich
isgt; es sind ggf. Messungen zu ihrer Begeitigung durchzufihren.

Die Schaltungen, in denen die Transistoren verwendet werden, sollten einen Schutz gegen elektro-
statische Ladungen und kurzzeitige Uberlastungen haben.

Die Anschliisge dirfen nicht verbogen oder um ihre Achse verdreht werden.

In den Scheltungen, in denen die Trensistoren elngesetZu werden, sollien die Betrleosbedlngungen
durch elinen thermischen Schutz stabilisiert werden.

Wenn die negative Spannung sn den DreinenschluB sngelegt wird, derf der Drainstrom 1 mh nicht ilibers
gteigen. .

Bei einer Luftfeuchtigkeit von iber 98 % und Temperaturen bisg 40 ch unter den Bedingungen von See=
luft und tropischem Klime sollte der Tramsistor in einem hermetisch dichten Gerit eingesetzt wer-
den oder so gegen die Einwirkungen deér Umgebung geschiitzt werden, dafl dexr Gatereststrom elnen Wert
von 3 ¢ 107 -2 A nicht Ubersteigt.

S

Elektrische Kemnwerte (t, . = 25 10 %)

Kurz- min. meX.e Bine MeBbedingﬁngen
zeichen heit | UGS ,UDS ID £
Vv v mA, Hz
Vorwdrtssteilheit YZTS 10 25 mh/V = 50 50 -
Ausgangsleltwert Y22S 12 190 /uS = 50 - 50 -
Drain-Sources= IDSS - 10 mh 0 50 - -
Kurzschlullstrom
Gate-Reststrom Tass - 3 nh 30 0 - -
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Fortsetzung

Elektrigche Kenuwerte

Kurz- mite -maxm Ein- MeBbedingungen
zeichen i helt' AUGS UDS lD £
v v mA Hz
Drein-Reststrom Ipsx ) o 0,5 | mA =10 &0 o -
Fingengskepezitdt | C,pq | - 11 pF 0 25 - . 1107
Rickwirkungskapa- Cang o o, 25 - 1107
zitét : “ s
KP 902 A, KF 902 B - 0,6 | pP
KP 902 W 1 - 0,8 oF .
Ausgengskepazitit CZZS - 11 pF -0 25 - 1.107
.euschfaktor F - 50 50 2,5 + 10°
KP 902 A , - 6 dB -
XP 902 W v - 8 aB
Leistungsverstir- | G 6,6 15,4 | aB - 50 50 2,5 . 108
kungsfektor . P
Ausgeangsleistung 'Pout 0,8 1,8 W i 0 50 - &« 107

Die folgenden.Kurvendarstellungen sind typische Verlaufe und tragen rein informstiven Cherakier.
Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der mdglichen Streubreite ( ——= typisgche

Abhéngigkelt; == =~=— )Grenzen der 95 %-Verteilung).
200
£ 1 Ugs-9V
Jo
‘mA —AY
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160 -
6Y
gﬁﬂ@ﬁﬁg;w
&
120
Y
80
3V
"
40 .
oy Bild 2: Typische Aug=
L
0 z gengskennlinien
0 10 20 30 40 50
MOS.
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a) fiir Ipg = 50 mb
b) fir UGS = 0
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7 i KP 902 A - KP 902 W

G[E : i z’/’/’ T _
dB 12 = v :
’ N . . . ’ IDS“SO mA
/ , p—— . S250MHzZ
s /j—"”" p $ ‘
.8 = d 16
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e e e S
4 -8
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a) B O 4
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- . -
Ups ) Ups
v N

Bild 10: Leistungsvefstérkung in Abhéngigkeit von der Drain-Source-Spannung

a) flir I e =

Literatur
/1/

/2/

/3/

pg = 25 mA

b) fur IDS = 50 mA

Tranzistory Cest 4 (Transistoren Teil 4)
Elorg Moskve, S. 123

Poluprovodnikovye,?ribory*Tranzistory Sprévoénik
(Helbleiterbauelesiente Trensistoren Handbuch)
1985 Energoatomisdat Moskva, S. 869

Pranzistor KP 902 Technideskije uslovija 336.036 TU
(Trensistor KP 902 Technische Bedingungen 336.036 TB)
Elorg, Moskva . -
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Ubersetzung ,bearb.

iFeldeffek’caLeyistungSwTransistoren

Allgemeines

Die Trensistoren KP 903 A, KP 903 B, KP 903 W sind epitexisl-plenere $ilizium-Feldeffektiransisto-
Sie sind bestimmt fir den Einsatz in Empfangs- und Sendege-

ren mit pn-Ubergeng vom n-Kenal=-Type

riten, als Schalter im unteren Frequenzbereich

‘meinen Einssatz.

jauform: gemiB Geh#usezeichmung Bild 1 (hermetisches Metall-Keramikgehéuse)

Betriebstempera‘turbereich2 =60 cee +100 °¢

Masse: max 6 g

M5

el
oi] e ]
o 8 1 :
38 2max
10,8 11

Bild 1¢ Bauform KP

903 A = KP 903 W

Drain

Source

1/87 (10)

(big 30 WHz) sowie in anderen Anlagen fir allge-




Grenzwerte (t

%

case

Draianourcewsﬁannung )

Gate~Source=5panmung

. GatesDrain»Spann%ng

Dreinstrom
Getestrom

" Verlustleistung -

(Fgage =

Sperrschichttempera

Wérmewiders%and

w60 ... +25 )

tur

) Im Temperaturbereich von

Einsatzhinweice

. 260 4e. 4100 @cj

UbSmax

Yasmax

Uebmex

g

' PDmax

case

ID

1)

£,
Jjmex

Rthjc

15 mA

20 V
15 v
20 V.
0,7 &

150 ¢

25 Sc/w

= +25 ... +100 % wird Py nach folgender Formel berechnet:

"EDmax 52

t

3

case

Rinse

Der minimale Abstand zwischen den Létstellen an den Anschlissen und dem Gehduse ist 1 mm. .
Die Littemperatur soll nicht 260 °C iiberschreiten, die Deuer der Litung derf meximsl 3 s betragen,
Wehrend deg Lotens ist-die WHrmesbleitung von der Lotstelle zu sichern und des Transistorgehause

soll gegen das Auftreffen von FluBmittel-und Lot geschlitzt werden.
Die Anschliisse dirfen nicht verbogen oder um ihre Achse verdreht werden.

Kennwerte
LENUANSL Ve

(témbn: 25 =10 “¢)
Ku?va : | Eigm e Bbedingungen S
zeichen| min.: mexe | helt | Upg - Upg Usp ’ §“
v v v z
Vorwirtssteilheit | Ypiq - 1o 0, - 107 = 10%
KP 903 A 85 140 wh /¥
KP 903 B 50 S 130 | mA/V
KP 903 W 60 140; mh /Y
Drain-Source-Kurz- | Ipge 10 o - 20
- schluBgtrom i ;
KP 903 A o= 700 A =
Ga%e«heststrom ',1GSS = 0,1 /uA 0 =15 o= o
- Drein-Reststrom Tpsy - 1 /uA - = =20 -
Abgchnlirspannung Up 5 - =10 ,uA
KP 903 A 12 v
KP. 903 B 6,5 v
KP 903 W 10 v
Gate»Source%Kapaziw c = 18 pF e =15 o 105 s 107
BHt G5 '
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Tortsetzung der Kennwerte

Ku?Za ) Ein-= | MeBSbedingungen -
@ze;chen min. MOXe helt UDS ,UGS ] UGD gg
- ‘ v S N s
. Gete-Drain-Keps- | Cgy | = 157 | pp - -20 - 10%= 107
zitdt : i ‘ ‘ ; R
K&nalwider;tand Tp5(on) . 7 0,2 00 = Lo -
KP 903 W - 10 Ohm » :
Leistungsveratir- G 7,6. 16 aB 10(Uggyp? © = : ;3@197
kungsfakior P - - ‘
" husgengsleistung | P, 90 600 | mW 10(Ug04p) O = = 3.107
Rauschspannung: U - - 5 . uV 10 - Ia=10 mA 10
, n T ‘ D

Die folgénden/Kurvendarsfellﬁngen sing typisohe Verléufe und tragen rein informativen
Charskter. - : )

Die Angabe der §5 %mGrenzen dient der Verdeutlichung der moglichen Streﬁbreite { typische
Abhtngigkeit; = — -~ == Grenzen der 95 %-Verteilung). ) -
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v
Bild 6: Gate-Source-Kapezitdt in Abhingigkeit von

Bild 7: Gate-Drain-Kapazitéit in.Abhéngigkeit
“der Gate-Source=Spannung

von der Gate~Source=-Spannung
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I
_Bo_
JdB
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(}berﬁetzung,bearb.

Peldeffekt~Kleinleistungs-Transistor

Allgemeines

Der Transistor KP 304 A ist ein plansrer Silizium~Feldeffekttransistor mit lsoliertem Gate und in-
duziertem p~Kenal (Anreicherungstyp).

-

Er ist vorgesehen Tir den

insatz als Schelter und Verstirker in Gerdten sllgemeiner Anwendung.

Bauform: snhnlich 4 4/20-4a nach TGL 11 811 (grofBere Anschluflinge) bzw. C 22-4 nach TGL 39 546
(hermetisches ketallgehBuse mit biegssmen Anschlilssen)

Betriebstemperaturbereich: = =45 °C bis +85 v

k7
amb

~kasge: max 1 g

Subsiral
Gehg
N
8 2
AR}
y
30 53
e
Source

Bild 1: Bauform KIP 304 A




T 0
Grenzwertg (tamb = =45 0 e +857C)

Gate~Source-Spannung . UGSmaX - 30V "
Gate=Drain=Spannung ) Uspmax = 30V )
Drain=-Source=-Spannung UDSmaX = 25V R
Source=5Substrat=Spennung USBmaX - 20V 2)
Drainstrom IDmaX 30 mA
Dreingpitzenstrom Iiimasx 60 ma 2)
Verlustleistung Cgmp = =40 «oo Ty ) 200 mi
+55 “C)

Verlustspitzenleistung - PDMmax 400 mW 3)

(bomp = =45 °C cee 455 0)

Sperrschichttemperatur 115 %¢

tjmax

) Die maximal zul&issige Spannung gilt, wenn das Subsirat auf Sourcepotential liegt.

2) Es sollen folgende Bedingungen erfillt werden:

[Ung = Ul = U |

DS SB DSmax

g = Ugpl = Uggnax!

3) Plir den Impulsbetrieb gilt: . £ 10 ms, Q 2 10,

‘ p
tpr B =10 Jus

4) Im Temperaturbereich von tamb = +55 ... +85 °C sinkt die Verlustleistung linear auf 100 mV.

Binsatzhinwelge

Die Trensistoranschlisse kinnen bis zu einem minimalen Abstend von 3 mm vom Cehiuse geldtet werden.
Die Lotdauer betrigt maximel 3 s, Die GehHusetemperatur des Transistors derf dabei 295 © nicht
Uberschreiten.

Wehrend des Lotens sollen alle Anschliisse kurzgeschlossen sein.
Der Biegeradius der Anschliisse darf 1,5 - 2 mm betragen.

Wahrend der Handhebung und liontage der Trensistoren sollten MeBuahmen zum Schutz vor elektrostetl-
scher Aufladung getroffen werden.

™ 3 W >14 - - - O
Blektrische Kennwerte (fur bomp = 29 ¢)

Ku;z= ) Ei@g KeBbedingungen
zeichen mine. maxe. heit ID UDS UGS £
mh \ v Hz

Vorwirtssteilheit Y, 4 - A /Y 10 -10 10°
Drain-Scurce-Kurz- Ihss - 0,2 /uA =25 o]
schluBstrom h
Gate~Source-Rest- IGSS - 20 nh ¢ =30
strom
Schwell spannung UT =5 - v 0,01 =10
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Fortsgtzung :
‘Elektrische Kennwerte = (fur Yomb = 25 °0)

Ku?za o ) Eipm MeBbedingungen
zeichen mine. . maXe. heit ‘ID S UDS‘ UGS ‘ f
mA v v Hz

Bingengskapazitdt - | Cyyg - 9 pF |0 =15 ‘ '106
‘Rickwirkungskapa= 0125 RS 2 joi o =15 . 106'
zitdt - : ’
Ausgangskapazitét ) Cong - 6 pF 0 =15 106’
‘hanalwiderstgnd rDS(ON)' = 7 100 ; “Chm 1 ‘ =20
Die folgenden Turvendarstellungen sind typische Verlsufe und tragen rein informativen Charakter.

30
o R .- Ugs =-10V
mA
: 25
Ugs=-8V
20
5 :
/ / / - Uss=-6v
1 ’//f : i —
5
0
-5 10 15 =20 -25
R ]
Ups
v

“Bild 2: Typische Ausgangskennlinien
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30 : ]
Ip \ Upg = -0V
mA ' :

25 ;

20

/ FUpg=-15V
/

5
Bild 3: Typische Ubertragungskennlinien
0 5 10 sts o
- e
ves
vV
T b : - : 0 -
5 ’ / Upg=-10V
A 12 . < c8 DS
2 : g : :
@E - » / Upg ® -10V Qﬂ " / .
A& ’

S
Y215
Y215l

04

06 / : 02 /

0 5 10 15 20 0 -5 -0 -15 -20
Ip Ups
= b
. - 212 ; —
b T Ups=-10v
11 :
o T t
[T \\\
PN =
~ 1 1,0
[}
~
> 08
- \\
08 e
~J
c) 07
-60 A -20 0 +20 +40 +60 180 100 +120
e
Tamb

Bild 4: Relative inderung der Steilheit in Abhéngigkeit
a) vom Drain=Strom
b) von der Drain=Source-Spannung
c) voﬂ der Umgebungstemperatur
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i Unc. J— -
A Gs= 0 7
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0001
Bild 6% Drain=-Source-Kurzschlupstrom in Ab-
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T
?/) L
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Clw ' Anderung der
o Ues = 0 a) husgengskapazitiét von der
08 Drain=Source=-Spannung
b) Rickwirkungskapezitdt von der
c! 08 - 75 Drain=Source=Spannung -
o -3 -10 ) 13 -20 i ¢) Bingengskaepazitdt von der
PR——

Dredin=-Source=3pannung
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a) vom Drain=Strom
) von der GatemSourcemSpannung
¢) von. der Umgebungstemperatur -
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vorlaufige technische Daten

Hersteller: ves Halbleiterwerk Erankfurt (Oder)

Anzéigentreiber D 718 D

Der integrierte Schaltkreis D 718 D dient zur Serien-Parallel-Wendlung und Zwischenspeicherung
einer 16-bit-Informetion. Er beinhaltet ein 6~bit-Schieberegister mit enschliefBendem Latch und
Ausgengsireiber, die als Konstantstromsenken gestaltet sind. Ein Low-Bit im Schieberegister akti-
viert die Konstentstromsenke des Ausgenges. Bel einem High-Bit ist der jeweilige Ausgeng inektiv.
"Es ist ein serieller Auggeng zur Keskadierung vorbenden. An den perellelen Ausgingen ist der
‘direkte AnschluB von LED méglich. '
Gehsuse: 24poliges DIL-Plastgehduse
Bsuform: 21.1.12.3.24 nach TGL 26713

Masse : £ 2,5 g
000

Y2 [/ ZERE _.
Y4 [2] ‘ 23] Y& ¢ AUsgénge
# 3 2 Y§ : Messe
oi [4] ERL DI : serieller Dateneingang
sic Bl 2ol Y7 CLK ¢ Takteingang
ctk[el 73| Y8 : OE : TFreigebeeingang
vee [7] € Y9 , DO : serieller Datenausgang
ot [¢] 77 Y40 s/L ¢« shift/loac
50 [3 R UCC : Betriebsspannung

g 7
M el 5] Y42
Yo [#] 74 Y13
Yoz 4] Yar 8ild 41: AnschluBbelegung



oeffh ol

46 x Kenstontstromsenhen

46 - bet - Latch

46 - bit - Schiebevegister
it Schieberey: Bild 2; Blockschaltbild

Funktionsheschreibung

SHIFT/LOAD, H-Pegel ermtglicht das Einschieben von Informatianeng
in das Schieberegister mittels Impulsen an CLK, das Latch behslt

Mit der H/L=Flanke wird die im Schieberegister stehende Infcrmatlon

Weitere Impulse an CLK wahrend §/L=L fihren nicht mehr zum Schieben
der Information im Schieberegister., Zu beachten ist, daB eine HL=
Flanke an S/L bei CLK=HIGH ebenfalls zum Schieben der-Information

ins Schieberegister und zur sofortigen Ubernahme in die' Latches-fihrt,

Takteingang des SchlebereglsterS; Schieben und Informatlonsubernahme

Freigabeeingang fir Stromtreiber, bei OE=L sind alle Ausgangsstufén
inaktiv, es flieBt nur der Reststrom Igpe OE = H aktiviert die Ause- _

Signal Pin Beschreibung
DI 4 serieller Dateneingang des Schieberegisters, L-Ausgang aktiv,
HeAusgang ingktiv -
s/L 5
die vorher gespeicherte Information,
in die Latches Ubernommen.
~ CLK 6.
von DI erfolgt auf H/LsFiankee'
OE 8
gangsstufen entsprechend der Information im Latch.
Do ] serieller Datenausgeng des Schieberegisters
Grenzwerte- (guleig fur den Betriebstemperaturbereich)

Kurzzeichen min, max. Einheit
Betriebsspannung UCC 0 , 7 \
Eingangsspannung an den Ur nO,Sl) 5,5 v
Steuereingéngen
Ausgangsspannung an den | i Yo o] 7 v
Para1lelausgangen
Verlustleistung pro Ausgang Poo 100 mW

1)

gilt fur den statischen Betriebsfall
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3

Kennwerte (gultig fur Uy, = 5V &5 % 4 = 25 °c-5K)

Kurzzeichen

min e

B8X o

Einheit

Stromautnahme

Ugg = 5:25 V & 52,5 mV

UIB = OV

High=Eingangsstrom

Upy = 5.5V 20,1V

Low=Eingangestrom

UIL é 0,4V + O,B’mv

: 4,
Ausgangsstron (Mittelwert) )

Ugg = 3 V £ 50 mv, Upg =5V & 0,1 v

Ug = 3‘v + 30 av
Ausgangsreststrom

Ug =7 V70 mV, Ujg = OV
Mittelwertbezogener -Ausgangs=
strom

I

04

+0am

High-Ausgangsspannung an DO

Igy = =30 /uA + 1,5 /uA

LOWwAusgangsspannungvan Do

Ig, = 300 juA s 15 UA

Ioc

IH

IiL

OAM

0%

T 0,9

2,4

60

30

300

i5

250

0,4

- BA

/uA

mA

/uA '

1)Mittelwert der 16 Ausgangsstrome Iom

Kurzzeichen

min.

MaBK e

Einhedit

Betriebsspannung
LGWuEingangéspannung

High=Eingangsspannung

Umgebungstemperatur

U

cc
Yre
Uy

4

4,75

2,0

5,25
g,8

70

0O < < <

D 7i8 D
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£ 5 . £

f
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{
i
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[
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o 4 57 w 0 S0 &0

Bild 3: Verlustleistungsreduktionskurve

#0 )1,::' /°C
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gusschlisBlich der f

Es kénnen doreus keine Liefermég-
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vorlaufige technische Daten.

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder]

Systemtaktgenerator DL 8127 D

Gehduse: 24 poligas DILaPlastgehagse

Bauform: 21 3 20.2.24 nach TGL 26713 Rastermab: 2, 54 mm

Masse: €3 g
55N0
SENC
TCK[ 4
Tek (2
TCTK

CIR

ZCK
osc
X2
X4

3

Y

Rl Bl B] [=] o] B [=] [o] (] [l Il []

=

o~

Bl B B B BRI B B & & E &

o

fng

<
a 3

RUN[HALT
TOBN

&7 1

STL

§T3
TIMEGUT
READY

WAIT

RESETIN
RESETOUT

/3

pild ¢ anschluBbelegung
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Funkticnsbeschreibung

Der DI 8127 D erbeitet als Systemtaktgenerstor und enthdlt neben dem Taktoszillater die erforder—
lichen Prequenzteiler und Taktireiber zur Ansteuerung moderner 8- und 16-Bit-Mlkroprozessorsysteme.
Zusdtzlich zu einem speziellen Ausgengstreiber (ZCE, MOS=Pegel) fiir die CPU ist ein TTL-Oszillstor-
susgeng (0SC) fir die dynamische Speichersteuerung vorgesehen. Der Tektoszillator ist so komstru-
iert, daB8 er sowohl mit einem Qusarz, sle esuch.mit einem extermen TTL-Signal (auf X1) arbeiten kann.
Der DL 8127 D besitzt einen umschaltbaren Teiler zur Bereitstellung des CPU=Taktes (ZCK}.
‘Zusétzliche Teiler srzsugen synchrens TTL-Taktsignale mit der viertel, der halben und der ganzen
Frequenz des CPU=Taktes (TCK/4, TCK/2, TCK}. Der Eingang 4/3 steuert sowehl das Teil- als auch das
Tastverhaltnis, Ein-interner Pulleup-Widerstand satzt den offenen Eingang auf High. In dieser Be-
triebsart betrigt das Teilverhaltnis 4, bei einem Tastverhaltnis von 1:2. Der CPuuTakt (2CK}) und
‘der TTL=Takt (TCK) sind gleichphasig. i 5 : '

Ein Low am Eingeng 4/3 bewirkt ein Teilerverh#ltnis von 3 bei einem Testverhéltnis von 1:3 und Neg&“
tion des CPU=Taktes (ZCK) gegenuber dem TTL~Takt an TCK. .Die Takttreiber sind léschbar, um die
Synchronisation'eller Taktausginge zu erméglichen (TCK's=HIGH, ZCK=HIGH oder LOW entspredhend Pegel
an 4/%). Die Steuerfunktionen umfassen RESET, RUN/HALT, SINGLE=STEP, READY urd einen READY=TIMEOUTw
Zéhler, der die WAIT-Forderung eines externen Gerates auf 15 Taktzyklen begrenzt. Der WAIT=Eingang
der CPU wird ven RUN/HALT, SINGLE=STEP (SSNO, SSNC), STATUS (STL ... ST3) und READY gesteuert.

Wenn RUN/HALT = LOW ist, setzt der DL 8127 0O den WAIT-Ausgang auf LOW und veranlaBt die CPU, Warte-
zustdnde einzunehmen. Mit den SINGLE=STEP=Eingéngen (SSNO, SSNC) kéhnen die Wartezusténde fur je-
weils eine CPU=Taktperiode unterbrochen und damit Schrittbetrieb realisiert werden. Bel Nichtbe=
nutzung des Einzelschrittbetriebes sind SSNO auf LOWe und SSNG auf HIGH=Potential zu legen.

Der READY-Eingeng (High-sktiv) dient den externmen Gerdten zur Forderung von Wertezustidnden. Der
LOW-ektive Bingeng TOEN (timeout enable) begrenzt die WAIT-Forderung einesg. exzternen Gerites auf

15 Tektzyklen, 6. h. mit dem 16. Tekt wird der Ausgang TIMEOUT suf LOW und der Ausgeng WALIT auf
BIGH gesetzt. LOW-Pegel an den 3 intern NOR=verkniipften Status»Eingangen {ST1 co. ST3) sperrt den
TINREOUT-Zéhler und setzt den Ausgeng WALT euf HIGH.

Der LOW-aktive, mit einem intermen Pull-up-Widerstand verSehene Eingeng RESETIN ermOglicht die
Synchrenisation des RESET-Signals mit dem ZCK-Ausgeng. Der zugehorlge Ausgang RESETOUT ist Low-
elktiv, wenn 4/3=HICH ist, andernfslls ist er HIGH-sktiv.

RESETIN RESET~ prmeere—eRE SE TOUT
SYNCHRON I SATION

i . 1
GUARZ ~ ose
OSZILLATOR . -
4/3% TAKTTEILER MOS~
4:4 bzw.3:1 AHPASZSTUFE b—e 2CK
—_ TCK
CL.R
- i = TCK/2
RUN/RALT —=1 START-/STOP -
und TAKTTEILER - TCK/4
SENC o EINZELSCHF(’IT’T-
STEUERUNG
SEND  —o -
WalT
READY 5 WAIT-
] . STEUERUNG .
§T4, 572, i } Bild 2: Blockschalt=
§73 —_— ]
TOEN - TIMEOUT bild
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3 ’ DL 8127 D

: Beschreibungfder Anschlisse

4/3

RESETIN

RESETOUT
X1, X2

ZCK
TCK
TCK/2 ,
TCK/4

0sC

WALT

READY

ST1, 8T2,

ST3

RUN/HALT

© 88NO,
S8NC

TIMEOQUT

TOER

uce

Eingang zur Steuerung der Betriebsart. HIGH erglbt ein Takttastverh&ltnis von
1:2 bei einem Teilungsfaktor ven 4. LOW bewirkt ein Tastverhaltnis von 3 sowie
die Negation des CPU=-Taktes ZCK gegeniiber dem TTL~Takt TCK (lnterner Pull=upe
Widerstand). ‘

LOW=aktiver Eingang zur Synchronisation des RESETESLQnals mit dem CPU=Takt
(interner Pull-up-Widerstand, etwa 57 kOhm).

Synchrenisisrter RESET-Ausgang: LOWeaktiv, wenn 4/3=HIGH.

Eingénge flr externen Quarzanschluf; wird X1 als TTL=Eingeng benutzt, bleibt
X2 offen. SR

Gepuf ferter MOS=Taktausgang flir CPU und Per;pheriee Er lisfert die erforderliche

- HIGH-Ausgangsspannung’ (Ucc“m T4 VY

Gepufferter TTL-Taktausgang mit der gleichen Frequenz wie ZCK, TCK ist mit ZCK
synchrsn*sxarte Wenn 4/3=L0W, ist ZCK zu TCK negiert.

Gepufferte TTL-Ausginge mit der halben bazw, viertel TCK=Frequenz. Synchronisisrt
mit der Anstiegsflanke von TCK.

Oszillatortaktausgang, TTl=gepuffert. Lisfert High-Speed=Takt fir dynamische
Speichersteuerung oder andere Anwendungen. Die ZCK= und TCK-Ausgénge sind mit
der 0SC-aAnstiegsflanks synchronisiert.

LOW=aktiver Eingang, mit der 0SC-Anstiegsflenke synchronisiert.
Setzt die internen Taktteiler zurick, um die Synchronisation der Taktausginge
mehrerer Schaltkreise zu gewdhrleisten.

Verriegelter (latched) WAIT-Ausgang zur Verbindung mit der CPU. - .
Wird von der READY-, §Tl-, 8T2-, §T3=, RUN/HALT~ und SINGLE-STEP-Eingéngen zur
Forderung von Wartezusténden gesteuart. |

HIGH-aktiver Eingang zur Yerbindung mit peripheren Geraten. Einhaltung der dem
WAIT-latch entsprechenden Einstell~ und Haltezeitbedingungen erforderlich.

Statuseingénge von CPU und peripheren Gerdten. LOW an allen Eingéngen kenne
zeichnet interne CPU=Arbeit oder Refresh-Zyklen.

wshrend dieser zZeit ist TIMEQOUT abgeschaltet, um ein unpassendes Interrupt zu
vermeiden., Die Wirkung der Statuseingénge ist von den Einstell- und Haltezelt-
bedingungen dss WAIT-Latches abhéngig. )

gingang der Start/Stop- und Einzelschrittsteusrung; LOW erzwingt ein LOW am
WATT~Ausgang (interner Pulleup-Widerstand). )

SINGLE=-STEP~-Steuereingénge: kurzzeitiges Abschalten von S8NC von Masse und Erden
von SSNO bewirkt das Ubergehen der CPU von einem Wartezustand in den anderen.
RUN/FALT muB fur Einzelschrittsteuerung auf LOW liegen (interner Pull-up-Wider=-
stand),

Ausgang,'haupiséchlich zur Verbindung mit einem Interrupteingang der CPU (NMI).
Der TIMEOUT-Z&hler zahlt die_ZCK/TCKmTaktzyklan, um die unbeantwortete WAIT-
Ferderung eines peripheren Gerdétes auf 15 Taktzyklen zu begrenzen. Das heiBt,
nach 15 Taektzyklen wird ein HIGH am WAIT~Ausgang erzwungen,

LOW-aktiver timeout=-enable-Eingang; LOW gibt den .TIMEQUT=Zghler freil. HIGH
schaltet ihn ab und ermdglicht die WAIT=Steuerung durch die READY-,
RUN/HALTm und SINGLE=STEP=Eingénges ’

Boectstrap-Eingang; Kondensator Cq wird mit C und ZCK verbunden, um eine kirzere
ZCK=Anstiegszeit zu ermbglichen.

Betriebsspannung

Masse



Grenzwerte
) Kurzzeichen min e BaX . Einheit
Betriebsgpannung UGC (8] T v
Eingsngsspannung Uy
X1,4/3, SSNO, SSNC, RUN/HALT UCC¢Q,5 v
‘Ubrige Eingénge 7 v
Spannung an den Ausgéngen UOH -0,5 - 5,5 v
(HIGH=-Pegel)
Spannung an C UC./ =0,5 8.0 v
LOW=-Ausgangsgleichstrom ToL 30 mA
Eingangsgleichstrom Iz =30 5 mA
Betriebsbedingungen

Kurzzeichen - min, max. Einheit -
‘Betriebsspannung U 4,75 5,25 %
HIGH=Eingangsspannung UIH v
8Ti, 8T2, ST3, Xi
CLR, TOEN, READY 2 y
SSNO, SSNC. 4/3, RUN/HALT 2,4 v
RESETIN 2,8 v
LOW=Eingangsspannung UIL
§Ti, 8T2, ST3, Xi, CLR, TOEN, READY 0,8 v
RUN/HALT, SSNO, SSNGC, 4/3, BEBETIN 0.4 v
HIGH-Ausgangsstrom ~Ion B
ZCK 0,2 mé,
TTL=Ausgénge 2,6 mA
LOW=-Ausgangsstrom IOL
ZCK - 2,0 BA
TTL=Ausgénge 16,0 méA
Vereinstellzeit CLR = 08C r tou 25 ns
Haltezeit CLR = 0sC - ty -6 ne
Voreinstellzeit READY = ZCK tou
45 =5V /4410 ¥) ne
4/8 = O V 20 ns
Heltezelt READY = ZCK th
4/5 = 5 v =T/4 ) ns
4/3 = 0 Vv -5 ns
Voreinstellzeit  ST1,2,3 = ZCK
4/3 =5 v tey T/4e12 *) ns
45 = 0 v 25 ns
Haltezeit ST1,2,3 = ZCK th
4/3 = 5 v ~(T/4=3)%) ns
4/5 = 0 v «i2 ne
Voreinstellzeit TOEN = ZCK
4/T = 5 v oy 35 ns
4/% = O V ) 30 ng
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Fortesetzng Betriebsbedingunigen

Kurzzeichen min . maxe Einheit
Haltezeit TOEN = ZCK ty
4/3 = 5V =15 , ‘ ns
4/3 = 0V «10 ns
Umgebungs temperatur Fy 0 70 %

1) 1 ist aie ZOK-Tektperiodendauer

Statische Kennwerte (Ugg = 5 V £ 0,25 V, Joe 0 ... 70 %)
Kurzzeichen - mine ‘  max. Einheit
Eingangsclampingspannung : ”Ui 1,5 '
Ugg = 4575 V. =Ip = 18 mA,
.HIGH=Eingangsstrom ~xIH
UCC = 5,25 V, UIH = 2.751V
4/%, SSNC, SSNO, RUN/HALT »3001) /uA
RESETIN ' 200" JuA
sTi, §T2, ST3, CLR, TOEN, READY 50 /uA
X1 , 600 JuA
UCc = 5,25 V, UIH = 5,5V
sTi, T2, 573, CLR, TOEN, READY ' o1 mA
LOW=-Eingangsstrome “Irp ‘
UCC = 5,25 V, UIL = Q0,4 V
SSNO 1,6 mA
SSNC; 4/3, RUN/HALT, READY v : 1.2 A
CLR, TOEN, X3 0,72 mA
STi, 8T2, ST3., RESETIN ‘ - 0,36 L mA
HIGH=Augsgangsspannung UOH
Uoo = 4:75 V, =gy = 0,2 mh 4,0 v
ZCK 4,00 v
TTL-Ausgénge
»IOH = 2,6 mA . 2,4 vV
LOW=-Ausgangsspannung UQL .
UCC,f 4,75 V, IOL = 2,0 mA B
ZCK 0,45 v
TTL=-Ausgénge Q0,5 v
o , 2) :
susgengskurzschlubstrom ~Ios
UGC = 5,25 V
- zZeK 50 240 mA
TTL=Ausgénge 40 430 mA
Stromasufnehme . Ieg ‘
UCC = 5,25 V, X1 = 2,4 ¥
ZCKsTCK s=LOW ) : 140 nA




6

1) Negative HIGH-Eingangsstrome werden durch den internen Pulleup=Widerstand verursacht.

2) Nicht mebr els einen Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen, Dauver des Kurzschlusses <1 5.

k4

3) 1, GTR=LOW, SSNO=LOW, restliche Eingémge HIGH
2. Xi=1 Takt (LOW-HIGH=Flanken)

3. CLR=HIGH ;
4. Xl= weitere 15 Takte mit SchluBpegel 2,4 V, SSNO=HIGH

5. Messung von ICQ,

)

Dynamische Kennwerte (UGC =5V %o0,55 nv, &é = 25 % - sK)’
Kurzzeichen min e - MaX e Einheit
Anstiegszeit des ZCK=Aug=
gangsimpulses sTLH
C_=80 PFi5%, Co=27 pFrio% *) 12 ns
C, =200 pF:5%, Co=27 pFi0% ) 20 ns
Abfallzeit des ZCK=Ausgangs=- ~ trnL
impulses
C_=80 pFp5%. C,=27 pFiiog ) 11 ns
C,=200 pF5%, Co=27 pFl0% *) 20 ns
Signalverzégerungszeiten von nach
R =500 Ohm#2%, C =50 pF+10%
ZCK: Cp = 80 pF; Oy = 27 pF READY —> WALT tpLn | 16 | ns
EPHL 19 ns
8T1,2,3 — WAIT tPLH . 26 ns
*pHL 24 ns
ZCK - RESETOUT
4/3 = 0 ¥ torn 23 ns
) CoHL i5 ng
4/3 = 5V P Corn 20 ns
, FPHL 10 ns
Oszillatorfregquenz fOSC~ 24 MHz

1)Eeatstrameendensator zwischen den Anschliissen C und ZCK.

Die vorliegenden D.
ausschlisBlich der I =
Es kénnen dereus keine Liefermég.
lichkeiten oder Produktionsverbing.
lichkeiten abgelsitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritte sind vorbahalten.

nblétter dienen
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Beschreibung

Der K 561 IE 9 besteht aus einem vierstufigen Johnson-Zéhler mit dem_TeilerverhéltniSFB
- sowie den zugehbrigen Ausgangs-Dekodier-Gattern und einem Ubertragsausgangc,Durcq einen
H-Pegel am RESETuEingang wird der Z&hler-auf "O" zuriickgestellt, Das Zéhlen geschieht mit
der positiven Flanke des Tektimpulses, sofern sich der Sperreingang auf L=Pegel befindet.
Die Anwendung eines Johnson-Z8hlers mit dem Teilerverh#linis 8‘erm6glicht einen schnellen
Z8hlbetrieb und erlaubt die Verwendung von Dekodiergattern mit nur zwei Eingéngen. Dadurch
ergeben sich stdrimpulsfreie Ausgangssignale.
Durch blockiersichere Verknlpfungen ist die richtige Zéhlsequénz gewdhrleistet. Die 8 de~
kodierten Ausginge befinden sich normeslerweise auf L-Pegel. Sie nehmen nur bei dem ihnen
zugeordneten Z#hlerstand H-Pegel an. Jeder dekodierte Ausgang verbleibt also liber einen
vollen Zyklus des Taktsignals auf H~Pegel. Der Ubertragsausgang befindet sich wihrend der
Zusténde 0 ... 4 auf H-Pegel und wihrend der Zusténde 5 ... 8 auf L~Pegel. In einem Z#hler-
system mit mehreren Schaltkreisen wird er direkt zum Ansteuern des néchsten Zihlers ver-
wendetb. : N

Bild 3: Z&hldisgremm K 561 IE 9
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Grengwerte

Kennwert ~ Kurzzeichen min. mex. Einheit
Betriebsspannung UDD ) =05 15
Eingengsspannung UI : "=0,2 UDD + 0,2 v
Eingangsstirom. ' Iy 10 mh
Verlustleistung bel P 150 mW
5, = 25 °C Ttot :

Statische Kennwerte

Kennwert Koz z-= MeBbedingungen’ ) min. max; Einheit
: zeichen| . T
Betriebsspannung UDD .0 3 15 v
i - ) _ °
Stromaufnahme IDD UDD = 10 V3 @; 25 OC 100 /uA
Upp = 10 V5 9, = =45 Oc 100 Joh
Upp = 10 V54, = 85 Oc , 1400 ok
Upp = 5 Vi dy = 25 oc ‘ f?o s
Upp = 5 Vi g = =45 °C 50 /oAb
R UDD = 5 V;{fa = 85 C | 700 /uA
Eingangsreststrom Iy Upp = 10 V5 9 = 25 °¢ , 0,2 s
= o = = o . )
Ty Upp = 10 Vi 9, = =45 Oc 0,2 ok
UDD = 10 V;_qﬁ’a = 85 °C 1,0 /uA
Ausgangsspannung L | Ugp Upp = 10 V/Upp = 5 Vs oy = 25 °¢ 0,01 v
- . L 45 O ,
UDD = 10 V/UDD'" 5 V,{}é = ~45 OC 0,01 Y
UDD =‘10 V/UDD = 5 V;fﬁé = 85 °C . 0,05 v
Ausganggspannung H | Ugy Uyp = 10 V;'ﬁé = 25 % 9,99 v
_ =0
Upp = 10 V5 = =45 OC 9,99 v
Upp = 10 V50, = 85 ¢ 9,95 A
UDD = 5 V; «ﬁ’a = 25 °¢ 4,99 v
) Upp = 5 Vi, = -45 °C 4,99 v
Upp = 5 Vid, = 8 °C 4,95 A
Ausgengsstrom L Ton Upyp = 10 Vi Ugp, = 0,5 V;{%é = 25 °Q 0,05 mA
an A 0 c.o AT Upp = 10 V5 Upp = 0,5 V5 = =45 °G 0,06 mA
UDD = 10 V; UOL = 0,5 V;/ﬁ’a = B5 OC 0,04 mA
UDD = 5 Vi UOL = Q,S V;{}a = 25 OC 0,025 mh
UDD = 5 V; UOL = 0,5 Vs 19’8. = =45 OC 0,03 mA
UDD = 5 V3 UOL = 0,5 V;ira = 85 ¢ 0,02 mA
husgengsstrom L IOL UDD = 10 V3 UOL = 0,5 V;{}é = 25 °c 0,13 mh
en P Upp = 10 Vi Ugp, = 0,5 Vi, = =45 ‘;c 0,155 mh
Upp = 10 Vs Upy = 0,5 Vi = 85 Oc 0,109 mA
Upp = 5 V; Uy, = 0,5 V;q}’& = 25 OC 0,08 mh
Upp = 5 Vi U= 0,5 Vi = 45 OG 0, 095 mh,
UDD =. 5 V; UOL = 0,5 V;%& = 85 “C Oy065 mh




Kennwert &urzu= MeBbedingungen min. max. Einheit
elchen .
Ausgengsstrom H Iog UDD = 10 V3 UOH = 9,5 V5 4 25 °¢ 0,05 mA
an A O ..o A 7 Upp = 10 Vs Ugy = 9,5 V5 9, = =45 °C| 0,06 mA
Upp = 10 Vs Ugy = 9,5 V5 9, = 85 °C| 0,04 mA
Upp = 5 Vs Ugg = 45 Vs 9y = 25 °C| 0,015 mA
Upp = 5 Vs Ugy = 4,5 V5, = =45 %0 0,018} mA
Upp = 5 Vi Upy = 4,5 V5§, = 85 °C| 0,012 mA
Ausgengsstrom H | Ioy Upp = 10 V5 Ugg = 9,5 V59, = 25 °C| 0,13 mA
an P Upp = 10 V5 Ugy = 9,5 V5 9, = =45 °c 0,155 mA
Upp = 10 Vs Upy = 9,5 V5 0, 85 °c 0,105 mA
Upp = 5 Vi Ugg = 4,5 V59 = 25 °C| 0,08 mA
Upp = 5 Vs Ugg = 4,5 Vs 0, = =45 °C 0,095 mA
Upp = 5 Vi Ugg = 4,5 V3, 85 °¢ 0,065 mA
Ausgangsspannung L UOL UDD = 10 V3 UIH = 7,0 Vg 1 -V
bei kritischer Up = 3,0 V5 9 = 25 °C
Eingangsspannung Upp = 10 Vi UIH = 7,1 V3 1 v
Upp, = 3,0 Vs 9 = =45 °C
UDD = 10 Vi UIH = 7,0 Vg 1 V.
Upp = 2,9 V; oA = 85 °C
Upp= 5V; Uy = 3,5 Vg 0,8 v
Upp, = 1,5 Vs 0 = 25 °C ‘
Upp = 5 Vs Upg = 3,6 V3 0,8 v
Upg, = 155 Vs, = =45 °C
Upp = 5 Vs Upg = 3,5 V5 0,8 v
Up, = 1,4 V39, = 85 °C
Ausgangsspannung H UOH' UDD = 10 Vi UIH = 7,0 V; 9,0 Vv
bel kritischer Upp = 3,0 V3 D = 25 °¢ '
Eingengsspannung Upp = 10 V3 Urg = 751 Vs 9,0 v
UIL = 3,0 Vi 19;. = =45 OC
UDD = 10 V3 UIH = 7,0 V3 9,0 v
Upp = 2,9 V39, = 85 °C
Upp = 5 Vi Upg = 3,5 V3 4,2 v
Upp = 1,5 V39, = 25 °C
UDD = 5 V; UIH = 396 Vs 4,2 A
Upp, = 1,5 Vs, = =45 °C
Upp = 5 Vs Upg = 3,5 V3 4,2 v
UIL = 1,4 V;"lj’a = 85 °¢
Dynamigche Kennwertfe
Kennwert Kurze MeBbedingungen min. max. Einheit
- zeichen
Verzdgerungszeit | tpgrs |Upp = 10 V5 d = 25 °C 1500 ns
zu A 0 ... AT tprH Upp = 10 V5 ¥y = =45 °¢ 1500 ns
Upp = 10 V5 &, 85 °c 1800 ns
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Kennwert Kurz~ MeBbedingungen / mine max. Eiﬁheit
zeichen
VerzBgerungszeit | tppms |Upy = 5 V; ﬁ; = 25 °¢ ’ 3150 na
Zu A O ... A7 torg Upp = 5 Vi = <45 °¢ 3150 nsg
Upp = 5 Vidr, = 85 °C 4100 ns
Verzdgerungazeit tPHL; UDD = 10 V;'ﬁé = 25 9 , ) ’ 600 ‘ns
zu P tpr . |Upp = 10 Vi, = -45 °C ‘ 600 ns
Upp = 10 V59, = 85 °C 900 ns
Upp = 5 Vs, = 25 °¢ : 1500 | ns
Upp = 5 V3, = =45 °C - | 1500 ns
Upp = 5 VsPy = 8 °C : 2000 ns
Literatur
/17 TU 11-79 Mikroschemy K 561 IE 9, K 561 TM 3, K 561 TR 2, technitscheskie uglovije
0.348.457. TU 3
(TU 11-79 Mikroschaltkreise K 5671 -IE 9, K 561 T 3, K 561 TR 2, technische
Bedingungen 0.348.457.TU 3 vom 01.10,1979 '
' /2/ KMDP zifrowye integralnye schemy w plastmassowych korpusach serii EK 561
(CMOS. digitale integrierte Schaltkreise im Plastgeh#Buse der Serie BK 561,
Datenblattsammlung) ‘
/3/ Etiketke K 561 IE 10

(Kurzdatenblatt K 561 IE 10)
/4/ Integralnye mikroschemy (zifrowye)

Integrated circuits (digital) SU

(Integrierte Schaltkreise, digital; Katalog SU)
/5/ Katalog integralnych mikroschem

(Katalog integrierte Schaltkreise, SU)

Die vorlisgenden Datenblétter dienen
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Bild 23 ‘Geh#useabmessungen

Der K §51 IE 10 verfigt lber zwel getrennte bindre, 4s’cellige V’orwa,rtszahler mit getrennten

Takt-= und Riicksetzeingingen.: Die 4 Stufen: je System werden aus DeFllp«Flops geblldet die ve
den Takteingéngen (Za,hlelngange) auf die z#hlende Flanke programm:.ert werdens Fir C 12 bzw.
C 22 = Hwird an ¢ 11 bzw. C 21 auf die L/‘H«wFla:a,keP fir ¢ 11 bzw, C 21
C 22 suf die H/LaFlanke gezéhlt. Bei H-Potential am Rucksetzelngang (R 1 bzw. R 2) wird der: -

Zéhler suf LLLL gesetzte

¢ 11/C 21 C12/C22 |"R1/R2 . Z&hlresktion
VA H L - Increment Z&hler
L N L Increment Zdhler
. x L keine Anderung
x L L keine fnderung
e L L keine Anderung
H - L keine Anderung
X ® H husgengszustand

X = L oder H

Wehrheitstabelle K 561 IE 10

R1R2

cnijcz2t LI

G10/Q20

ofelazel |

= H wird an C 12 bazw.

0 13/a23

Hild 3s

Impuledisgremn K 561 IE 10 (C 21 = € 22 = H)
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Grenzwerte
Kennwert. .~ F Kurgzzeilchen s S mine. T mex. Einheit
Betriebsspannung - . Upp =0,2 4 - 15 oy
_Eingangsspannung U : =042 Upp + 052 bty
Verlustleistung bei : Piot o . P : 150 o mi
5. = 25 °C ' :

a , ,

Verlustleistung je Py ' ' 100 oW
Ausgangstransistor : . . )
| Eingangastrom K Ip - S , o) mh-
Lastkapazitdt - CL' ; . 3000 pF

‘Statische Kenuwerte

Kennwert Kurz- MeBbedinguﬁgen, min. max. Einheit
zeichen
Byetrieb‘sspannung Upnp - e ; 3 ’!5‘, v
Stromeufnehme Inp Upp = 1075 0, = 25 %C | 100 b
' : Upp = 10 V5 9 = =45 °c 100 Jub
Upp = 10 V3 = 85 °¢ / 1400 oA
Upp = 5 Vi = 25°C 50 b
- Upp = 5 Vi = =45 ° B - 50 o
| , : Upp = 5 Vi = 85 °C 700 | A
Eingangsrestgtrom tlll Upp = 10 V; f%': 25 °C S 0,2 /pA
‘ Upp = 10 V3 oy = =45 ¢ . o 0,2 Juh
‘ Upp = 10 V5% = 85 ¢ , 1,0 Uk
Ausgangsspannung L | Ugy UDD = 10 V; g, = 25 °¢ 0,01 v
: S| Uppo= 10 V5, = -45 °¢ 0,01 v
Upp = 10 V59, = 85 °c , ; 0,05 v
Upp = 5 Vidy = 25 °¢ ) 0,01 T
. Upp = 5 Vi, = =45 °C 0,01 v
,, Upp = 5 Vi = 85 °¢ 0,05 ¥
Ausgangsspannung H Uog Upp = 10 V5 ﬁg = 25 % 9,99 v
Upp = 10 V5 0y = =45 °C 9,99 v
Upp = 10 Vs, = 85 °C 9,95 v
Upp = 5 Vid, = 25 °C 4,99 v
Upp = 5 Vial, = =45 °C 4,99 v
Upp = 5 Vi, = 8 °C < 4,95 v




Kennwert Kurze- Méﬁbedingungen : Lun meX. Eipheit
: : zeichen | = : ‘ i
Ausgangsstrom L Top,  |VUpp =10 V5 Ugp = 0,5 V5 9, = 25 °Q 0,5 | oma
| Upp = 10 V5 Uy = 0,5 V5 9, = =45 ° 0,6 CmA
Upp = 10 V3 Ugp = 0,5 Vs . = 85 °G 0,4 mA -
Upp = 5 Vs Ugp = 0,4 V39, = 25 °a 0,2 mA
Upp = 5 Vi Ugp = 0,4 Vi o, = <45 °q 0,23 mh
A | Upp = 5 Vi Uy = 0,4 V59, = 85°0 0,16 mA
Ausgengsstrom H | Ioy Upp = 10.V; Ugg = 9,5 Vi 3, = 25 °¢ 0,2 ‘mA
' Upp = 10 Vs Ugg = 9,5 V5 9, = =45 °a 0,23 mA-
Upp = 10 V5 Ugy = 9,5 V5 9, = 85 °C 0,16 mA
Upp = 5 Vi Ugy =2,5 V59, = 25 °C 0,2 mA
Upp = 5 Vs Ugy = 2,5 V54, = =45 °0 0,23 mA
) Upp.= 5 V5 Ugy = 2,5 V549, = 85 °C 0,16 mA
Ausgengsspennung L Uoy, Upy = 10 V5 VUIH = 7,0 Vi ) 1 v
“bei kritischer Upg, = 3,0 V5 o9, = 25 % ;
Eingangsspennung Upp = 10 V3 Urg = 7.1 V5 . 1 v
Uy, = 3,0 Vi, = =45 °c : , o s
Upp-= 10 V5 Upy = 7,0 V; 1 1 v
UIL = 2,9 Vi -ﬁ—& = 85 QC S L ) 4 )
Upp = 5 V3 Ugg = 3.0 Vi o 0,8 | 'V
Upg, = 1,5 Vidy =25 °%¢ | -
Upp = 5 Vs Upg = 3,6 Vs _ 0,8 v
| Upg, = 1,5 Vi 49, = =45 °C : ,
e . Upp =5 Vs Upyg = 3,5 Vi : ' 0,8 v
- Upp, = 1,4 V39, = 85 % » '
Ausgaﬁggépannung H | Ugy ‘ Upp = 10 V5 Upy = 7,0 V5 19,0 v
bel kritischer |V, = 3,0 V3, =25 %¢ e g
Bingangaepennung |- UDD' = 10 V; UIH = 7,1 Vi : 9,0 . v
Upg, = 3,0 Vi o, = -45 °C L B '
QDD = 10 V;,’UIH = 7,0 Vg : 950 V
UIL’ ’?gsg \E ﬁ‘& = 85 °c o !
UI}D = 5 V3 UIH = 3,5 Vi 4,2 v
UIL;1’5 "!’;19“&:525 OC ‘ . ’ .
Upp = 5 V3 Upy = 3,6 V5 4,2 - v
Upg = 1,5 Vi o, = =45 % ' o
Upp = 5 Vs Upg = 3,5 V3 4,2 v
UIL = 1;4,V§ ’(?‘& = 85 OC ' E




K 561 IE 10

o

1787 {10}

Dynemische Kennwerte

Kennwert ' Kurz- - | MeBbedingungen o min, max. Binheit
. zeichen = : ’ i
Verzdgerungszelt ﬁPHL Upp = 10 V;,ﬁé = 25 °¢c 500 ns
' Upp = 10 V9, = =45 e | 500 ns
| Upp = 10 Vi, = 85 °C ‘ | 700 “ns
Upp = 5 V3, = 25 °C | 1500 ns
- Upp = 5 Vidy =-45°%C - 1500 ns
Upp = 5 Vid, = 8 °C 2000 ns
Verzdgerungszeit | tpry | Upp = 10 Vigy = 25 °¢ o 500 ns
Upp = 10 Vi = =45 °C ‘ 500 |- ns
Upp = 10 Vi, = 85 °C ‘ 700 |  ns_
Upp = 5 Vi, = 25 °C - . 1500 ne
Upp = 5 Vi, ==45°C - : 1500 ns
Upp = 5 Vg, = 85 °C : 2000 ns
Betriebsﬁedingungen
Kennwert ' Kurz- - | MeBbedingungen I mine. Max. Einheit
zeichen B
Angtiegs= und t s ) : : o (e 15 5 us
Abfellzeit des SO : , N
‘Tektsigneles LHC -
Impukslénge der | ty Upp = 10 V5 Cp = 15 pF . 160 us
Bingangssignale | | Upp = 5 V3 Cp = 15 pF 7 330 Cong
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Bild. 4: Impalsdiagramm K 561 IE 10 (Usrs = Uppy = 10 %5 Ty = tr & 20 n8; £ = 1 ... 100 kHz)
) IH DD LH HL )

Literatur

/1/  Mikroschemy K 561 LN 1, K 561 IP 2, K 561 IE 10, technitscheskie uslovije 0.348,457 TU 4
{(Mikroschaltkreis K 561 IN 1, K 561 IP 2, X 561 IE 10, technische Bedingungen
0.348.457 TB 4 vom 01.10.1979

/2/ Etiketka K 561 IE 10
(Kurzdatenblett K 561 IE 10)
/3/  Integralnye mikroschemy (zifrowye)

Intégrated circuits (digital), SU :

(Integrierte Schaltkreise, digital, Katalog sU).
yZv Katalog in‘begralnych, mikroschem )

(Katalog integrierte Schaltkreise, SU)

Die vorliegenden Datenblitier disnen
ausschliellich der Infermationt

Es konnen deraus keine Liefermdg.
lichkeiten oder Praduktionsverbing-
lichkeiten ebgeleitet werden.
Anderungen im  Sinne des techni-
schen Fortschritis sind vorbehakten.

Hersusgeber:

veb applikationszentrum elekronik bertin
v veb kombinet mikrosleldronik

Mainzer StraBe 25
Berlin 1035
“Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881, 011 3065




ool

%

B

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb

v O 6 Upp
8 [Z =R
D8 [3 4] 4
D1 [4& 3 D4
PO [ 12 D2
18 -z
p @ - d-uo
Uss L8| @R

Nicht fUr Gerditeneu=
entwicklung
(siehe 3. Unschlagseite)

o T S S S

CT2

o

COoT | Ouuu< | D

o

V- —
S L)

wild 13 AnschluBbelegung und Schéltungskurzzeichen
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Riicksetzeingang
Vorwdrts/rickwirts |
Bin#drausgang
Vorstelleingsng 2
Vorstelleingang 3
Bin#rsusgang
Takteingang
Betriebsspannung



Chipaktivierungs~ | vorwdrts/ : ) Riicksetz-
_eingang rickwirts < Ledeeingang eingeng _ Funktion
70 u/v B A , R
1 Cx B . O nicht
o = - e ol B § : 0 . - vorwHrts
. i ¥ | ( o : . z#hlen.
0 o Y o 0 . | riickwdrts
» ] o : | z#hlen
: X N S ] i - - 0 . frsetzeni
- x o x o x 1 ' rlicksetzen

Wahrheitstabelle K 561 IE 11 i e e :

Beschreibung

Der K 561 IE11,istfein flaenkengesteuerter Vor-/Rilckwirtszéhler mit Takteingang (C), einem
‘Heaktiven Vor~ und Riickwiriseingsng U/D (vorwértszﬁhlen = H-gktiv, rlickwdrtszghlen = Le-aktiv),
einem Im~sktiven Chipektivierungseingeng (P0), einem ‘asynchron arbeitenden Setzelngang (V)
4 Parallelelngancen D1, D2, D 4, D8, 4 parallelen husghingen (1, 2, 4, 8) einen L-sktivem
Ubertragseingang und einem asynchron arbeitenden RESET«Elngang (R)e
Die Informetion an den Paralleleingingen (D 1, I 2, D’4, D 8) wird bei PO = L in -den Zéhler
mit einem H-Impuls em Ledeeingeng V tibernommen,:unabhéngig von den iUbrigen Steuereingéngen.
Wenn der Ladeeingang V = L und der Chip&ktivier&ngseingaqg'?5 = L sind; z&hlt der Zé#hler:
" mit jeder L/H=Flanke am Takteingang C. Der Vor- und  Rlickwédrtseingang legt die Zéhlrichtung.
‘fest: H flir vorwirts zéhlen, L fir rlickwdris zéhlen. Beim Vorwidrtszihlen wird der Ubertrags~
‘gusgeng p = L, wenn die vier AusgHnge 1, 2, 4, und 8 = H und B0 = L sgind. Bin H=Impuls am
Rucksetzelngang R setzt den Z&hler zurilek (1, 2, 4, 8 = L) un&bhanglg von allen anderen
 Eingemgssignalen. , .

Al 15
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. Bild 2¢ Geh#useabmessungen
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Bild 3(: T&ktaiagramm K 561 IE 11

Kennwert: Kurgzeichen mine ' max, Einhelt
/Betriebsspannung Upp =0,2 15 v
Eingangsspannung - Up =0,2 Uppt0s2 v
Bingangsstron I 10 mA
Verlustleistung Etot 200 m¥
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mine. i max.
Yot !
= 2
=5 G, 8 v
S
g 0,8 }
LDD = 2 I Y
Urs =1
A
LDD = 2 0,8 v
Upg, = 1
UQH' %DE =10 9,0 v
Uy, = 30
“np = 2,0 K
T .
. Upp, = 3,
5 = 10 Vi 9.0 ¥
pp = 10 Vi o
oo = 2,0
L ¢ -
Upy = 5 : ; 4,2 v
= . >5 Y
U, , ‘
U 5 V5 Upyy = 3,6 V3 4,21 v
Upp = 5 Vs Uy = %0 W & :
Uqpq, = 1,5 V,fﬁé = =45 "0
U}j}) = 5 Vi UIH = 3,5 :-;', 4.2 Y
UIL:T 4 V; Y =85 .7¢C
Dynamische Kennwerte ’
Kennwert RKurg~ Mefbedingungen mine.. mas,
: zelchen
Verzlgerungazel® tPﬁﬂg UDD = 10 V; UTH =10 Vi Uypqo = 0 V5 300 s
: - . ~ LA o 1% ) ,
Yo, C, = 50 pF; . = 25 °C
Bin#rausginge Upp = 10V Upy = 10 V5 Upy =0 Vi 300 1 ng
. O
Cp o= 50 pF; J, = -45 °C
Uy = 10 V3 UIH =10 V; UI.L =0 V; 420 ns

o
-
[ae)
A
(o]

13

b
b
i

5V U = 5 V3 Uppo= 0 V5 ) 830 ) ns

=57¥V; U = 0V 1160 ne

<t

Verzbgerungazeit LI’
E . . = R = o]
Takteingang —— P b, L = 90 PF; D’a = 25 “C

pp = 10 Vs Upg = 10 V5 Upp = 0 Vy 310 , ns
Cp, = 50 pF; ¥, = =45 °C ;
Upp = 10 Vs Upy = 10 V5 Upyp = 0 V5 440

DD o
¢ =‘§Op}?;@’&-—85 C

»
pin
W

L




Kennwert Kurg- MeBbedingungen mine MEX. Einheit
: zeichen -
Verzdgerungszeit | tpryi | Upp =5 Vs Uy =5 Vi Upp = 0V 910 ns
Tekteingang Sy, ¢, = 50 Ps;ﬁ’a = 25 % . |
= F Upp =5 V3 Uy =5 Vs Upp = 0 75 910 ns
Cp, = 50 pF; 9, = =45 °C
Upp = 5 Vi U =5 V3 Upp, = 0V 1270 ns
¢y, = 50 pF; U, = 85 °C
Verzigerungszeit 'ﬁPLH;, UDD = 10 V; U q = 10 V; UIL = 0 Vg 170 ns
Chipektivierungs~ | fpgy | Cp = 50 pF; 97 = 25 °C
eingeng ——» Uy = 10 V5 Upe = 10 V3 U = O V3 170 ns
Ubertregsausgeng CiD- 50 o ; ,}9;}{; -45 % L
: a
Upp = 10 Vs Upy = 10 V5 Upp = 0 V5 240 ns
G, = 50 pF; 4, = 85 °C
UDD = 5 V;‘UIH 5 Vs UIL =0 Vi 410 nsg
G = 50 pP; P = 25 °C
ﬁDD =5 Vs UIH = 5 V; UIL = O V; 410 ng
G, = 50 pF; 9, = =45 °¢C
UDD 5 Vs UIH = 5 Vé UIL = 0 V; 570 ns
CLrnBOpF;@/&SBE C
Verzbgerungszelt tPLH; Upp = 10 V5 Uppp = 10V Upp, = 0 V5 400 ns
Ladeeingang ——3 P tPHL QL = 50 pF; fﬁ”a =25 °¢
UDD = 10 V; UIH = 10 V; UIL = 0 V;. 400 ns
C, = 50 pP; U, = ~45 °c
Upp = 10 V5 Ugy =10 V5 Upp = 0 V5 560 ns
¢ = 50 pF; 1, = 85 °C -'
- Up =5 Vs Uy =5 V?QUJ:L =0V 1200 ns
Cp, = 50 pFs U, = =45 °C
UDD = 5 V3 UIB 5 V; UIL = 0 V; 1200 ne
¢, = 50 pF; 49 = 25 °C V
Upp = 5 Vi Upy = 5 V5 Upp = 0 V5 1680 ns
Cp, = 50 pFy 9 = 85 °¢
Verztgerungsszelt “fiPLH; UDD = 10 ¥; U = 10 Vi UIL = Q0 V; 280 ns
Ve——31,2,4,8 pgp | Cp = 50 pF; o = 25 O ,
UDD = 10 V; Ul = 10 Vi UIL = Q V; 280 ns
Cp, = 50 pF; o, = =45 °C ‘
U m‘IOV;U-sTOV;UngQY; 390 Tig
¢y, = 50 pFs ), = 85 °¢
Upp = 5V; UlH =5V UIL = Q V; 780 ns
¢, = 50 pF; ¥ = 25 %¢
Upp =5 Vs Uy =5 V3 Upp = 0 V5 780 ns
C, = 50 pF; U7 = -45 °C :
UDD =5 V; UIH =5V UIL = 0 V; 10380 ns
¢p, = 50 pF; O = 85 °c
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Kennwert Kupg- MeBbedingungen min. max, Binkeit
zeichen .
Auggangskapazitit Co 15 Pl
Impulsbreite ty Upp = 10 Vs CL'= 15 pF 160 ns
IISEATRVALSY
5 o[ Al
0,005 / -1y =25°C —7 . ’
0.0 AR e | TR
0,003 //j] 6 / 2 - Auggangg-
s ¢f¢’ ! \Xk strom H
0,002 - , A
: N
0,001 | T ? N\
et Upp (V] ' 2N Un [V
06 & 6 12 1% P o5 o
Bild 4: Typische Abhéngighkeit des Eingangs- Bild 5: Typische Ausgengscharakteristik bei
regtstromes von der Betriebsspannung einer ?etriebispannungsvgg 10 V und
einer Temperatur von
IppL [AA] Ippn [AIA]
5 5 I
. s /
/ ) /
3 / 3
/ /.
2 y/; 2
1 > L ‘ L
Upp (V] — ] oplV]
C 2 4 6 8 10 12 % 0 2 4 6 8 10 12 %

Bild 6: Typische Abh#ngigkeilt der Stromaufnahme IDD im Le und H-Zustend von der
Betriebsspannung Upy bei 25 o¢

Ipp LAl Ippy LA
£
5 5
A i!i A f
/
3 3
2 f//f 2 /
wf&f &Wﬁy
1 = 1
. = UpplV] Upp V]
0 2 4 6 8 0 12 4 P O & w0 iz % *
Bild 7: Typische Abhéngigkelt der Stromaufnahme Ipp im L- und H=Zustand von derx

Betriebsspannung Upy bei 85 o¢
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tr pns] ; 1
Y /-
600 ‘ ~ 800 — AL
00 ff 1= UDD = 3V 600 fif T e UDD = JV
’ 2-Uppy= 57V /f 2=Uyp= 5V
8@3 - 3 - UDD =10 V 400 f > 3 - UDD = 10V
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Bild 16: Typlsche Abhiéngigkeit der Uber- Bild 17: Typische Abh&@ngigkeit der Ubergangs«
" gangszeit von der Lestkepazitdt zeit von der Lastkepazitédt bedl
bel‘ﬁé = 25 0 ‘ gy

tpy[ns] | | |
y X '
1600 :
/ VoUpp= 3V
. j!’ 2=Upp = 5V
»1200 / 3-Upp =107V
L / 4 - UDD = 15 V
800 f
4 : ‘Bild 18: Typische Abhénglgkelt der Ver-
£00 ' zogerungszeit PO zu p von der
’ 2 ) Lagtkapazitdt und .der Betrlebsm
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MM \ 3
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Tilns] ‘ o fmax [MHz]
400 8 é
~)” ,
3@8 - 6 T ,"i‘”ﬁg 1= 0y = 15 pF
- A c
200 % 4 5 : 2 -0 = 50 pF
100|— i 2t — 3~ Cp = 100 pF
— UpVl A _ Upg [V)
0 2 4 6 8 10 2 14 P 07T i E KPR T
Bild 19: Typ. AbhHngigkeit der min. Bild 20: Avhéngigkeit der Grenzfrequenz von der
Impulsléinge des ZBhleimgenges Bet.;lcuSapaI‘uLuﬁa unG der lastkepazitdt
von der Betmebsspannung bel . bei ?,9’ o¢

=25 0
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Emgongs~
signal
(P|n 4/

Ausgangs~
~ signal "
(Pin6}

Bild 21: Impulsdisgramn Verzigeringszeiten

TU 11 = 80 Mikroschemy K 561 J_M 1, K 561 IE 11,

Chipektivierungseingang zum tinggng&
U ertragsahsgang B signal
tPin 4)

Eingangs - Emg@ng&

signal signal

{Pin 4) “{Pin 5)

Enngot’\g$= AUaangS=

signal signal

~{Pin 5) {Pin 6)

Ausgangs - Ausgongs-

signal signal

(Pin 6) {Pin 6]

Bild 22: Impulsdiagramm Verzdgerungs-~ Bild 23 Impulsdiagramm Verzdgerungszeit Takt-
‘zedt uadeemg@ng z Bindp= eingang zu Bin#rausginge, Takteing. zu
susgéngen Ubertragsausg,, Ladeeing. zu Blnz:r'ausgg R

Ladeelngg zZu Ubertragsausgn ‘

Litersfup

'l;echnltscheskle uslovie

(PU 11 - 80 Mikreoschaltkreis K 561 J;M 1, K561 IE 11, technische Bedingungen vem (1.06. 1980)
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Ak i

B3 [Z 8 B
A3 [3 i P
B2 [4 s
A2 B 2. S
B1 [6 il s
A1 [T RS
Usg [8 ENs

Rild 13 Angchlufbelegung wnd Schaltungskurzzeichen

Bezeichnung der Anschlisse:

1 A4 Bingeng Bit A -4
2 B 3 Eingang Bit B 3
3 A3 Eingang Bit 4 3
4 B2 Bingdang Bit B 2
5 A2 Fingang Bit A 2
6 B 1 Eingeng Bit B 1
7 A1 Eingeng Bit A 1
8 Ugs Bezugspotential

r_
g

Nicht fiir Gerdtneu-
entwicklungen
{(siehe 3. Umschlegseite)

o

B gy [V [p |-

= AL |

A3 $3 (¢

L2182 "

m%__, A2 S 0

+ B1

o A

- PO
9 PO Ubertragseingang
10 31 Summensusgang 1
11 S 2 Summenausgang 2
12 S 3 Summensausgang 3
13 S 4 Summensusgang 4
4 r Parallel= {bertragsausgang
15 B4 Eingang Bit B 4
16 Upp Betriebgspannung
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Bild 2: Gehéuseabmessungen K

Beschreibung

561 IM 1

Der K 561 IM 1 oestent aus 4 Volladaﬂerﬂrstufen mlt schneller "lookane&d"mUbertragquber«

nahme von Stufe zu Stufe. ZusHtzlich vorhanden ist eine Schaltung zur Bildung eines schnelny

‘len Parallel~ Ubertragsausgangssxgnals9 um such in-asrithmetischen Einheitén mit mehreren
K 561 IM. 1 einen schnellen Betrieb zu ermbglichen. ﬁie Eingdnge des K 561 IM 1 umfassen die

4 zu addierenden Bitpasre 4 1 ... A 4 und B 1 ... B 4 sowie den Bingang fir das Ubertrags- k
signal von einmer vorausgehenden Stufe. Die Ausginge des K 561 ™ 1 unfassen die 4. Summen-.

Q1

susglnge 8 1 ... S 4 und den schnellen Parallel-Ubertragssusgeng, der zur Ubertragsbildung
in einer folgenden K 561 IM 1-Stufe verwendet wewden kann.

A B; Py S Py
L L L L i -
L i H H L
L H L H L
L B H L H 1 =1 .00 4
i L L H L Pim1 - ﬁbertragsausgang im - gégenwértigen
B L H L H Zusteand
i o4 L L H ?; - Uvertiregsausgang im vorhergehenden
H H B H H Zustand
Wahrheitstabelle K 561 IM 1
Grenzwerte
Kennwert Kurgzeichen min. nax. S Einbeit
Betriebsspannung UDD =Q,5 15 v
Eingengsspennung UI =0,2 UDD + 0,2 v
Eingengsstrom I 10 ’ mh
Verlustleistung Ptot 200 mW
Verlustleistung je Py 100 m¥
Ausgengstrensistor .
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X 561 IH 1

3
Statische Kennwerte
Kennwert Kurz~ | MeBbedingungen min,  |mex. ~ |Einheit
- zelchen , : , -
Betriebsspannung Upp ; ) ‘ ; 3 15 v
Stromaufnahme Ipp 'UDD = 15 V5 Uy =15 V5 20 /uA
1 Up, = 0Vs U, = 25 °c :
Upp = 15 Vs Ugg = 15 Vs 200 b
© o up, = OV = =45 °C
UDD =15 Vi UIH = 15 X, 200 /uA
, Upp, = O0V; U, = 85 °C
Bingenggreststrom !IIl Upp = 15 V5 Upg = 15 Vé 0,3 | A
Upp, = OVs ¥, = 25 ;
Upp = 15 V3 Upyg = 15 ¥ 0,3 | juh
Up, = 0 Vs Uy = -45°C ' :
UDD = 15 V3 UIH =15 V3 15,0 /uA
Upp = 0 V37, = 8 °C
Ausgengssparnung L [ Uy Upp = 10 V5 Upy = 10 V5 UIL =QV 0405 v
i : Upp = 5 Vi Upg = 5 Vs Uy =07 0,05 |V
| Ausgengsspernung H | Uy Upp = 10 Vi Upg = 10 V3 Upp = 0 V 9,95 v
UDD = 5 V3 UIH = 5 V3 UIL =0V 4,95 Vt
Ausgengsstrom L Torsu | Unp = 10 V3 Upy = 10 V5 Upp = O V3 0,25 mA
an den Summen= Uoy, = 3'V;19é = 25 °C
suggingen Upp = 10 V3 Upg = 10 Vi Uy = 0 Vs 0,3 mA
Ugp, = 3 Vs, = =45 °C
Us = 10 Vi Usey = 10 Vs U =GV 0,175 mh
pp = 10 VE T 7T I ; ;
UOL = 3 V,*Ua = 85 °C :
UDD = 5 V¢ UIL = 0.V UOL =3V 0,01 - mA
ﬁ’az 25 °¢C :
UDD =5 Vi UIL = 0 .V; UOL = 3 V 00,0115 mA
U, = =45 °0
UDD = 5 V; UIL'“ 0 Vi UOI = 3 V; 0,007 nh
J, = 85 °C
Ausgengsstrom L Iy | Upp = 10 Vi Upp = 0 Vs Ugp = 0,5 V3| 0,75 ik
an Ubertrags- ﬁé = 25 °¢ ‘
ausgang - Upp = 10 V5 Upp = 0 V5 Ugy = 0,5 Vi) 0,9 b
g, = ~45 %C ‘
Upp = 10 Vi Upp = 0 V5 Ugy = 0,5 Vi| 0,53 mA
@; = 85 °C u -
Upp = 55 Ugg = 0 Vs Upp = 0,5 Vi) 0,25 mh
| Bo- 25 O 50
Upp = 5 V3 Upp = 0 V3 Upp = 0,5 V3 0,3 mA
fp = =45 °C | |
UDD =5 g; UIL = 0 V; UOL = 0,5 Vi 0,175 'mA
7, =85 °C
Ausgengsstrom H IOHSUM Upp = 10 Vs Uy = 10 Vs 0,15 mA -
an den Summern~ Uog = ' ﬁg = 25 %
susgingen UDD = 10 V3 UIH = 10-V; 0,18 mh
Ugg = T Vs U, = =45 °C
Upp = 10 Vi Ugyg = 10 V5 0,105 mh
Uy = T V3P, = 85 °C




| Kennwert Kurz- Meﬁﬁedingungen\ min, Max. Einheit
zeichen :
Ausgengsstrom H Tonsum Upp =5 Vs Uy = 5 Vs - 0,0t mh -
an den Summen-— Upg =2 Vi 0 = 25 e
ausgangen Upp = 5 Vs Uy = 5 vé‘ 0,0115 mA
UOH = 2 V,‘? 79/8. = =45 C ) ‘
Upp = 5 Vi Upy =5 V3 0,007 mA
Uog = 2 V;’ﬁ; = 85 °C
Ausgangsstrom H IOHﬁb Upp = 10 V5 Upyy = 10 g, 0,75 mA
am Ubertrags- Uoy = 9,5 Vi ﬁ; = 25 °¢
ausgang Upg = 10 V5 Upy = 10 V3 0,9 mA
Upp = 10 V5 Upy = 10 V3 0,53 mA
Ugy = 955 V3 9, = 85 °C
UDD = 5 V; UIH = 5 V;Q - 0;25 T
UOH2495V§’79'&325' C ) )
Upp =2 Vi Uy =5 Vs 0,3 ma
Uog = 45 V5 O = =45 °C :
Upp =5 V5 Upyg =5 T 0,175 mA
Uoyg = 45 Vs 0 = 8 °C
Ausgangsspannung L | Uy Upp = 10 V; UIL'= 3,0V 2,9 ¥
bei kritischer ?g = 25 °¢
Eingangsspannung Upp = 10 Vé Upg, = 3,0 V4 2,9 v
en einem Eingeng d = =45 C ,
Upp = 10 V5 Upp = 2,9 V5 2,9 |° v
7y = 85 %
Upp = 5 V3 Upp = 1,5 V3 0,95 v
s, =25°%
UDD = 5 V;'Ui~ = 1,5 Vg 0,95 v
o
£y = “¢§ C
Upp = 5 Vs Upp = 1,4 V3 0,95 | v
& = 85 o ;
Auggsngsspannung H ’UOH UDD = 10 E: UIH = 7,0 V3 - 742 v
vei kritischer Yp =250
Eingengsspannung EQD j 125v60UI =T,1 V3 752 v
UDD = TO V; UIH - 770 Vs 792 V
4 =85 % o
Uy = 5 Vi Upy = 3,5V
DD ' YIH ? 3,6 v
4 =25 % ’ |
Unpy = Vi Upy = 3,6 V3
pp = 2 Vi Vg =3 3,6 v
y = -40 °C
Upp = 5 Vi Uy = 3,57; e v
g =85 Sq e
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5 X 561 IH 1
Dynamische Kennwerte ’
Kennwert AKurpz- KeBbedingungen min. MAX . Binheit
: zeichen i : :
Verzégerungszeit | tprys | Upp = 10 V;«ﬁé = 25 % 270 ns
vom Summeneingang | tppy, Upp = 10 V;(ﬁé = =45 °C 270 ns
zum Ubertrags=— 'UDD = 10 ngﬁé = 85 ?C 8 ) ©.380 ns
ausgeng UDD = 5 Vi, = 25 OC~ 750 ns
Upp = 9 V;'ﬁé = =45 OCf 750+ ns
Upp = 5 Vid, = 85 °c 1050 ns
Verzdgerungszelt fPLH; | Upp = 10 V;/ﬁé = 25 % 140 ng
vom Ubertrags-— SpiT, Upp, = 10 V;»ﬁé = =45 °C 140 ns
eingang zum UDD = 10 V;‘ﬁé = 85 °C 200 ns
tbertragsaus=- Upp = 5 Vit = 25 g 300 ns
gang Upp = 5 V3 = =45 °C 300 . ns
Upp = -5 Vidfg = 8 °c 420 ns
Verzogerungszeit | tppps |Upp = 10 Vs Jy = 25 ¢ 1100 ns
vom - Summeneingang tpyr, Upp = 10 V;»ﬁé = =45 %C 1100 -.ns
Ubertrags- | U = 10 Vs %, = 85 °C 1540 ns
eingang zum Sui~ UDD = 5 V;—ﬁé = 25 °C 2100 ns
menausgang Upp = 5 V;qﬁé = =45 °C 2100 ns
Upp = 5 Vidy = 85 °¢ 2940 s
Bingangskapazitét| Cp Upp = 10V 15 pF
lg [mA] IgmAl
| | 1A
2 8 / \
/ / \
1/ \
IR oo | n
2= Toy [ X 2oy
. Uo[V] UO[Vl )
0 2 L 6 8 0 2 4 6 8
Bild 3: Typ. Ausg&n”SChaTakterlStlk der Bild 4: Typ. Ausgengscherekteristik des
Dummenausgange IT und IV bel Ubertraggeusganges bei Upy = 10 ¥ und
Upp = 10 V und %, = 25 °C =25 ¢ DD
|O[FDA]
1
3 —
2 / \\
1 N |,
[ \2 2= Iog

0 2 & 6 8

Bild 5: Typ. Ausgengscharakteristik der

= 10V

Unp

und

Summenausgange I undg%ll bedl

o¢




Ipp A4A]
0,02 , 04
' // : o 03 ’/f y
001 P i E 02 :
’ 0.1 — : .
‘ N Unpn V] Unn V]
0 Z 4 6 6 10 1z i P 0" Z 4 6 & 0z 1% 00
Bild 6: Type. Abh&ngigkelt der Stromauf= Bild 7: Typ. Aahanglgkelt der Stromauf-
~ nehme -im LmZustand von der Befriebs~ nehme im L-Zustand von der Betrlebs—
spannung bei ¥, = 25 o¢ spennung bei ¢, = 85 °C -
004 / 08 '~/i
06 //
002 //, 04— /
02 <
- =] | Jugpvl (e . _Jugpivi
0 2 47 6 8 10 12 114 0 2 4 6 8 10 12 14
Bild 8: Typ. Abhﬁngigkeit‘der Stromauf- Bild 9: Typ. Abhéngigkeit der Stromaufa
nahme im H=Zustand von der Betriebs- nahme im H=Zustend von der Betriebg~
spennung bei ¥, = 25 °C spannung bei ﬁg = B85 0C
2 - 4
0004 // 16.000
12000 T - UDD = 3y
| e
0002—— 5% it s 8000
SR E 4000 —
| ] ) . ,ﬂ,mm@’”‘" C [F} :
, ] v] : LY 2 ~U = 5V
0 2 & 6 8 10 12 14 “oo® 0 20 40 60 80 3',3[%’351”,
Bild 10: Typ. Abhénzigkeit des Eingangs— tTLH;tTF%Jns] 4= Upy =157V
regtstromes von der Betriebs- ]
annung bei 7. = 25 °C (1) und 0 / Sprm
§ = 85 °C (2)® 2000 7 &
jfﬁ_/ THL
1000 : =
It
»;{'{’ m%i
=EE T T 0L IpF)
026 4060 80 F
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Bild 14: Typ. Verzogerungszeﬂ von den Bild 15: Typ. Verzdgerungszell vom
Summeneingéngen zum Ubertrags- Summeneingang und Ubertrags-
ausgang als Funktion dSI‘ Lasgt~ eingang zu den Summenausgéngen
kepazitét bei ¥ = 25 als Funktion der Lastkapazitis

belﬁ’ = 25 ©



1 - Uy = 3V
2 Uy = 57V
3 bl UDD = 10 ‘YT
4= Upp = 15V
TTTT O by
T gy

0 20 40 60 80

Bild 16: Typische Zeit des Ubergengs des Scheltkreises vom lgischen Zustand L in den
logigchen Zustend H bzw. vom logischen Zustand H in den logischen Zustand L
zum Ubertragsausgeng als Funktion der Lastkapazitdt bei 1}8_ = 25
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Eingeng/Ausgang
Ein=/Ausgang des Kanals
Ein-/Ausgeng des Kenals
Steuereingang

. Bezugspotential fiir Ken#le
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AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
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Fir Gerdtencuentwicklungen ist des

Auswsahleingang
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Augwahleingang
Bin~/Ausgang des
Ein~-/Ausgang des
Ein=/Ausgeng des
Ein~/Auvusgeng des
Betriebgspannung

Kanals
Kenals
Kanals
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Steuereingénge Kanal
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Bild 2: GehBusesbmessungen

Grenzwerte

Kennwert _ Kurzzeichen min. me.x. Einhelt
Betriebsspannung UDD =0,5 15 v
Eingangsspannung Uy =0,2 Uoe + 0,2 v
Eingangestrom -4 I 10 mA.
Verlustleistung Btot 200 mW
Verlustleistung Je Py 100 W
Avggangstrangistor '

Lastkapezitét GL 3 ng

Der Schaltkreis K 561 KP 2 ist ein Skesnaliger snaloger Mulfiplexer/Demultiplexer. Von den
8 KenBlen X 0 ~ ¥ bis X 7 -~ ¥ wird lber digitele Steuereingénge A, B, C alle Kanalschalter
in den Aus-Zugstand geschaltet werden.
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Statische Kennwerte
Kennwert Kurz= MeBbedingungen min, max., Einheit
zeichen
Betriebsspannung UDD 3 15 Vv
Bingangsreststron ’II! Upp = 15V 0,3 JUA
Stromaufnahme IDD UDD = 15 V 100 /uA
Kanslsperrstron IID UDD = 15 V; Urg = Upps UIL = 0V 0,5 /uA
Kanalsperrstrom Lo, U = 15 Vg U = Uans U = 0V 2,0 uA
sller Kendle IDges oD * YIH DD’ VIL s /
Abfellende Spemnung| Uy 1) Upy = Upps Upp = 0 V5 600 n¥
am gedffneten Kanal RL-= 10 KOhm} Upp = 5 v
UIH = Upps UIL = 0 V3 300 mV
Ry = 10 kOhm; Upp = 10V
% | Ruhegtrom bei ge= I ) Upy = 3,5 Vi Uy = 1,5 Vg 10 A
| fuaestrom IDmax IH ’ IL 12 /
gchlogseriem Kenal Ry = 1 KkOhm; UDD =57
Uy = 750 vV Upp, = 3,0V, 10 /uA
Ry =1 kOhm; Upp = 10 v
1) Der KanaldurchlaBwiderstand RD ermittelt sich nach folgender Formel:
U, ¢ R
D v
Ry = ¢ U = U
‘D UID = ﬁD ’ DD
#
Dynamische Kehnwerie
Kennwert Kurg- MeBbedingungen min. max. Einheit
zelchen
Verzigerungszeit tPA UIH = UDD; UIL = O Vi CL = 50 pFg 720 nsg
Auswahleingénge RL = 10 kOhm; UDD =5V
el fUSgang
Upg = Upps Upp, = O Vi Cp = 50 pFy 320 ns
Ry = 10 kOhm; Upy = 10V
Verzbgerungszeit tPZEL UIH = UDD; UIL = 0 Vi CL = 50 pF; 1000 ns
7l -~ Ausgang Ry, = 10 kOhm; Upp = 5 V
i halt
einschalten Upy = UDD; Ugp, = O Vs ¢, = 50 pF; 400 ns
Ry = 10 kQhmg Upp = 10 v
Verzdgerungszeit tpoys UIH = UDD; UIL = 0 V; CL = 50 pF;, 30 ns
X,—>Y tpyg Ry = 10 kOhmg UDD = 10V
Y —X
n
Eingangskapazitét CX 15 pF
Ausgengskapeazitit CY S0 pF
Kapazitdt der Cog 10 pF
Steuvereinginge
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Anmerkung:
Der Hersteller gab kein Impuls-

Unp diagramm an, 0. &, Impulsdiesgramm
5E 50% ist vom V 4051 D. = Nur zur

U Information!

SS

Upp
Xn 509/ n=0 ... 7

Uss
Bild 3: Impulsdiagramm
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Bild 4¢ Typische Abhéngigkeit der Strom- . Bild 5: Typische Abh8ngigkeit der Strom-
aufnghme von der Betriebsspannung sufnehme von der Betriebsspannung

bei q9é = 2% O¢ bei 79“3 = 85 O¢



5 K 561 XP 2
h LAl LAl
1
Q, 01 e
2 -T, =85 °
2
0,05 Lol 0,05
wwﬂ
7 : 2 14
& L Unn V] | — V]
O—="T"%"5 10 1 14 ~ D 024681012%%

Bilg 6: Tgpische Abh#ngigkeit des Eingangsreststromes von der Betriebsspannung bei
€Y
a

= 25 OC und ?é = 85 OC
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Der Schaltkreis K 561 LE 6 enthalt 2 1dentlsche unabhanglge 4-E1ngangs»NOR«Gatter,

Die logische Funktion des K 561 1E 6 ist:

7 - ITETOTTT

%225, B

Bild 2: GehHusesbmessungen

(&, B, C, D = Einglinge des

Gatters)

( F - Ausgang des Gatters)

Eingénge Ausglinge
A1 B 1 C 1 D1 A2 B2 2 | D2 ¥
(2) (3) (4) (53 (3) (10) (11 Gy 1) (13)
0 Q 0 0 0 o] Q 0 1 1
0 0 0 1 0 0 Q 1 0 0
0 0 1 0 o} Q 1 0 0 0
Q 0 1 1 0 o 1 1 0 o]
Q 1 0 0 0 1 -0 0 0 0
o { 0 I 0 1 0 1 0 0
(e} 1 1 ¢ 0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 0 Q Q 1 o - 0 0 0 0
1 D 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 Q 0
( o 1 1 1 Q 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 0 o]
1 1 1 0 1 1 1 0 6] 0
1 1. 1 1 1 i 1 1 0 0
Grenzwerte
Kennwert Kurzzelichen min. max. Einhelt
Betriebsspannung UDD =0,5 15 v
Eingengsspannung UI ~0,2 UDD + 0,2 v
Eingangsstrom II 10 mA
Verlugtlelistung bel Ptot 150 mW
Ty = 25 o¢
Verlugtleistugg je - Ev 100 mW
Ausgengstransistor
Lestkapazitét ¢, 3 nk




1/87 (10) 3 K 561 LE 6

Statische Kennwerte

Kennwert Kurz- MeBbedingungen LdnJ max. Einheif
zeichen =
Betriebsgpannung UDD . : 3 15 v
Stromaufnshme Ipp Upp = 5 V3 ¢4 = 25°% 0,5 Juk
\ Upp = 5 Vi ¥y = =45 °C 0,5 Jub
Upp = 5 Vi = 85 °c 15,0 b
Upp = 10 V5 ¢ = 25 °¢ 5,0 Juh
Upp = 10 Vi, = =45 % 5,0 pob
Upp = 10 Vs ¥ = 85 °c 30 b
Eingengsreststrom | || Upp = 10 Vs, = 25 ¢ 0,2 ek
Upp = 10 v;q?’a = =45 zc 0,2 Juk
Upp = 10 v;rﬁ’a = 85 “C 1 /uA
husgangsspennung L | Ugp Upp = 5OV/ Upp = 10 g; ' 0,01 v
n =25 C/ Uy = =45 °C
Upp = SOV/ Upp = 10 Vs : 0,05 v
7, = 85 C »
Ausgengsspannung H | Ugy Upp = 5 Vi & = 25 Ccr9; = =45 °¢ 4,99 v
' Upp = 5 Vi &, = 85 °c 495 v
Upp = 10 Vi o, = 25 °c/; = =45 °C | 9,99 v
Upp = 10 Vi = 85 °C 9,95 v
Ausgangsstrom L . Tor Upp =10 ¥3 Upp = 055 V3 §, = 25 °C 0,6 mA
Upp = 10 Vs Ugy = 0,5 Vi = =45 % 0,72 mA
Upp = 10 V5 Ugp = 0,5 Vi, = 85 °¢ 0,48 mA
Upp = 5 Vs Uy = 0,4 V50 = 25 °¢ 0,3 mA
Upp = 5 Vi Ugy = 0,4 Vi Jy = =45 °G 0,35 mA
Upp = 5 Vi Ugp, = 0,4 Vi 9, = 85 °d 0,24 mA
Ausgangssirom H Ion Upp = 10 V5 Ugg = 955 V;»&é = 25 °d 0,25 mA
Upp = 10 V3 Ugy = 9,5 V3 = =45 °d 0,3 mA
Upp = 10 Vs Upy = 9,5 V595 = 85 °q 0,2 mh
Upp = 5 Vs Ugg = 2,5 Vi 0p = 25 °cd 0,3 mA
Upp = 5 Vi Ugy = 2,5 Vs = =45 °q 0,35 inh
Upp = 5 V5 Upy = 2,5 Vid, = 85 % 0,24 mA
Ausgengsspennung H | Upgy Upp = 10.V5 Ugyg, = 3,0 V3 &é = 25 % 71,2 )
bel kritischer Upp = 10 Vi Upy = 3,0 Vi, = 45 °cl 7,2 v
Eingengsspannung Upp = 10 V3 Upp = 2,9 V5 9, = 85 °q 17,2 v
lupp = 5 Vs Upp = 1,5 Vid, = 25 °¢ 3,6 v
Upp = 5 Vs Upy = 1,5 Vi = =45 °0 3,6 v
Upp = 5 Vi Upy, = 1,4 Vivy = 8 °0 3,6 v
Ausgangsspannung L. | Uyp Upp = 10 V5 Upg = 7,0 Vs B, = 25 g 2,9 v
bei kritischer Upp = 10 V3 Upg = 7,1 Vs T = =45 °c 2,9 v
Eingengespennung Upp = 10 V3 Upy = 7,0 V59, = 85 ¢ 2,9 v
Upp =5 Vi Uy = 3,5 Vv, = 25 %0 0,95 v
Upp = 5 Vs Upy = 3,6 V5 = =45 °C 0,95 v
Upp = 5 Vi Uy = 3,5 Vi, = 85 °Q 0,95 v




Dynamische Kennwerte

Kennwert - (Kurg- MeBbedingungen min. mex. Einheit
zeichen
Verzbgerungszeits tpp, Upp = 10 V; C; = 50 pF; 0’& = 25 9% 115 ng
~ f ' Upp = 10 V5 Cp = 50 pF; 9, = 85 °C 150 ns
Upp = 5 Vi Cp =50 pF; J, = 25 % 180 ns
Upp = 5 V; Cp =50 pF3 9, = 85 °C 235 na
:Verzégerungszeit tPLH UDD =10 V; CL = 50 pF; 79;1 = 25 °¢ 130 ns
Upp = 10 V5:.Cp o= 50 pF; 9 = 85 °C 180 ns
Upp = 5 Vi Cp = 50 pFi-9; = 25 °¢ 260 ns
Upp = 5 Vi Cp =50 pF; 1, = 85 °%C | 340 ns
i e lkH tHL
f U L
LAY W%
In 50 %o ' ‘
% L In ~ Hingeng n
t2300ns On - Ausgeng n
Usg = Ugg = 20 % (Amplitude des
0 50 %/ ~Ausgangssignals)
n ’ £ = 1iecee 100 kHz (Freguenz des
Usg tPHL ‘ e tPLH Eingangssignals)
; : > ; ' } Urg = Ugg = 10 % (Amplitude des
Bild 3: Impulsdisgremm , Dingangssignales)
Literetup
/v Mikroschmey K 561.1LE 6, K 561 LE 5. L 561 LP 2 technitscheskie uslovie 0.348.457 TU 5
‘ (Mikroschaltkreise K 561 LE 6, K 561 LE 5, K 561 LP 2, technische Bedingungen
0.348.457 TU 5 vom 01.10.1979)
/2/ Etiketks K 567 LE 6 (Kurzdetenblstt K 567 LE 6)
/3/ Integralnye mikroschemy (zifrowye), Integrated circuits (digitel), Katelog inte-
© grierte Schaltkreise (digital)

/4/ Katelog integralnych mikroschen (Ketalog integrierte Scheltkreise)
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'Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen

entwicklungen
(siehe 3. Umschlagseite)
1
211 92
8 ]
; )
4
= 1
11
12 10
] 1
8 I.3 .. BEingang 3 .
9 01 Ausgang 1
10 073 Ausgeng 3
11 1.1 Eingang. 7.
12 I8 Eingang 8
13 I9 Eingeng 9
14 UDﬂ Betriebsspannung
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Bild 2:

Der. Schaltkreis. K. .561.LE 10 enthdlt ein 3 .x.3fach NOR=Gatter -mit:

TR i

Geh8useabmessungen

folgender.logischer

Funktions
021 =Ll 4+ In2+ 1.3
02 = 14+ L5+ 16
03 = 1 7T+18+19
Grenzwerte -
Kennwert Kurzzeichen min, max. . Binheit
Betriebsspannung UDD - =0,5 15 v
Eingengsspannung U =0,2 UDD + 0,2 v
Verlustleistung bel P 150 mW
?j’ = 25 OC tot
a
Eingangsstrom I 10 mA
Lagtkapazitit C 1 nF
J
Statische Kennwerte
Kennwert Kurze- MeBbedingungen min, mex. Binheit
zelchen
Betriebsspannung UDD 3 15 v
= o o
Stromaufnehme Ip Upp = 10 V5 3é 25 g 5 Juk
UDD = 10 V;fﬁé =45 “C 5 /uA .
e o O
‘ UDD = 10 Vi 5é 85 “C 30 /uA
Ringengsreststron [IIi Upp = 10 V59 =25 ¢ 0,05 Jok
Upp = 10 V540, = =45 °c 0,05 ok
- 3 O
Upp = 10 v,/ﬁa 85 “c 1 Juh
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Kennwert Rurz- MeBbedingungen min, max. Einheit
zeichen
Ausgangsspennung Uoz, Upp = 10 V;fﬁé = 25 % 0,01 v
Upp = 10 V37, = =45 °C 0,01 v
Upp = 10 Vs, = 85 % 0,05 v
Ausgangsspannung Uon Upp = 10 V;fﬁé = 25 % 9,99 v
Upp = 10 V5 & = =45 °c 9,99 v
Upp = 10 Vs 4, = 85 °C 9,95 v
Ausgangsstrom - IOH UDD = 10 V3 UOH = 9,5 Vy ﬁ; = 25 % 0,25 mA
Upp = 10 V5 Ugg = 9,5 Vs B, = =45 °ci 0,3 mA
Upp = 10 V5 Ugy = 9,5 Vs = 85 °C| 0,2 mA
Upp = 5 Vs Ugy = 2,5 V50, = 25 °C| 0,3 mA
Upp = 5 V5 Uy = 2,5 Vs §, = =45 °C| 0,35 mA
Upp = 5 Vs Ugy = 2,5 Vs, = 85 °ci 0,24 ma”
Misgangssiron { Ty Upp = 10 V5 Ugp = 0,5 Vs 5; = 25 % 0,6 mA
* Upp = 10 V3 Uyp = 0,5 V3 4, = =45 °C| 0,72 ‘mA
Upp = 10 V5 Ugp = 0,5 V5 g, = 85 °C| 0,48 mA
Upp = 5 Vs Ugp = 0,4 V59, = 25 °%| 0,3 mA
Upp = 5 Vs Ugp, = 0,4 Vi = =45 %¢| 0,35 mA
Upp = 5 Vi Upyp, = 0,4 V;lﬁz = 85 °| 0,24 ma
Ausgangsspannung UOL UDD = 10 V; UIH = 7,0 V; ﬁg = 25 % 2,9 v
bei kritischer Upp = 10 V5 Upy = 7,1 V5 = =45 °¢ 2,9 v
Eingengsspennung Upp = 10 V5 Upy = 7,0 V;-ﬂ; = 85 % 2,9 v
an einem Eingang Upp = 5 Vs Upy = 3,5 V5§ = 25 °¢ 0,95 v
Upp = 5 Vs Upy = 3,6 Vs, = =45 e 0,95 v
Upp = 5 Vi Upy = 3,5 Vi, = 85 °C 0,95 v
Ausgangsspannung Uog Upp = 10 V5 Upp = 3,0 V5 g7 = 25 °C| 7,2 v
bei kritischer Upp = 10 Vi Upp = 3,0 Vs.g = =45 °C| 7,2 v
Eingengsspennung Upp = 10 V5 Upp = 2,9 Vs 9, = 85 %] 7,2 v
an einem Eingang Upp = 5 Vs Upp = 1,5 Vi9, = 25 °¢] 3,5 v
Upp = 5 Vs Upy, = 1,5 Vi0y = =45 °C| 3,5 v
Upp = 5 V3 Upp = 1,4 V47, = 85 °Cl 3,5 v
Dynamische Kennwerte
Kennwert Kurge= MeBbedingungen mir. nMex, Einheit
zeichen ’
Verzdgerungszeit | tpyy |Upp = 10 V3 Op = 50 pF; O = 25 zc 125 ns
UDD = 5 V; CL = 50 pF;ﬁra = 25 °C 190 ns
Verzogerungszeit tPLH Upp = 10 Vi Cy = 50 pF;’ﬁa = 25 % 145 ns
Upp = 5 Vs Cp =50 pPs ¥ = 25 °C 260 ng
Eingangskapazitét CI 5 pF
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Bild 5: Abhéngigkeit der Eingangs-

gpannung von der Ausgangs-

spannung (Ubertragungskennlinie)

1»~UDD=15V
2~ Upp =107
3—°UDD= 5V

4 =xlUpp = 3.V

Ptot (mWw]
40 5
20 -

L / ~
10 > ~Z

T kM2
0 1000 2000
Bild 4: ‘Abhé&ngigkeit der Verlustleistung

von der Frequenz des Eingangs-
gignals ) :

1 UDD = 10 V; CL = 50 pF

2-Upp = 5V; 0p =50 0pF

| IDD ()

1

| e

g5

0

Bild 6:

ST 6 8 0 iz 14 P

Abhéngigkeit der Stromaufnahme
von der Betriebsspannung bel
fa:a = 25 Oc
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L 1/
T/
400 f'/ tpyy [ns]
5 300 : : U . TQUDDQ'BV,,
200 s % 200 /""”’f 2-Upp= 27
w:ﬁ | 00 A 2 3= Uy =107
=1 [ % cLpFl ' =7 o1 4= TUpp =157
0 20 40 60 80 - ‘ , 0 20 40 B0 80 LR . g

Bild 7: - Abh#ngigkeit -der Verzdgerungszeiten tppg und tpgp von dér‘iastkapaziﬁét bel verw
. schiedenen Betriebsspennungen und/fz = 25 °¢ L

tPK‘H[nsI o
NN
; ‘ ' SR ¢
, 60+ : . i PHLLMS
7 40
20— — oo : 20— » ,
o °C] ol ' U 1 °C]

5200 20 0 60 8 100 G020 0 20 40 60 80 100

Bild 8t Abhéngigkeit derﬁVerngerungszei%en Tpry und bpyr vOR der Umgebungstemperatur
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Y2 [&
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114 1¢ Anschlufbelegung und Schaltungskurzzeichen

Bezelchnung dex Anschliisse:

-3 A e W D

X1

oy

1
2

Eingang 1 - ]
invertierender Ausgang 1
Eingang 2 ‘

invertierender Ausgeng 2
Eingsng 3 ,

invertierender Ausgang 3
Bezugspotential '

1 @——-_mqjm15~—0>2
Je 1 3 & 4
5 g ﬂ __d&@— 5
go—ot | ¢—o 8
Mo—di ] $—10
130 1 012
8 Y7 - invertierender Ausgang 4
g X &  Eingang 4
40 ¥ %  invertierender Ausgang 5
11 X5  FEingang 5 -
12 T%  invertisrender Ausgang 6
13 X6 Eingeng 6
14 UbD Betriebsspannung



Bild‘Z:“ GehBuseabmessungen

Greﬁiwerte
| Kennwert Kurzzeichen min. max. - Einheit}
| Betriebsspannung Upp -0,2 15 v
Bingeangsspannung Uy «0,2 15,2 ¥
Eingangsstrom 'II[ 10 mi
Verlustleistung Pios 200 oW
Verlustleistung je- Py 100 W
Ausgangstrensistor o i :
Lastkapazitét Gy, 3 nF
Stetische Kennwerte i
Kenﬁwert ) Kurz= : MeBbedingungen min. o max.. Eigheit
' zelchen S : :
Betriebsspannung UDD 3 15 v
Stromaufinghme IDD ‘UDDf= 15 Vi UIH = 15 V3 2. /uA
b O - .
Upp, = 0 V;ﬁ”a ® ‘25 c
.UDD = 15 V; UIH’ = 15 Vé 2 /uA ’ 3
U, = 0 Vs, = =45 °C .
UDD = 15 Vi UIH = 15 X; 20 - /uA
Uy, = 0 V59, =85 °C
Eingengsreststron | [Ir| Upp = 15 V3 Upy = 15 Vs 0,3| yu
' Upp, = 0 Vi, =25°




K 561 LN 2

1/87 (10) 3
Kenawert Kurz- MeBbedingungen mine . max. Einheit]
o “lzeichen o ’ ) :
| Eingangsreststrom !Iit Upp = 15 V3 Uy = 15 V5 i 0,3 JUA
, , u Sl e . , 1
Up, = 0V &, =45 °C )
Upp = 15 V5 Uy =15 Vs O | A
vIL\§ 0 V; 47 = 85 ‘v
Ausgengsstrom I | Iy Upp = 1D‘V§.UIH = UDD9‘U1L-“ 0V; 8 mA
. k Ublgoss v%’&l = .25 G )
7 Upp = 10 V; Upy = UDD, UIT =0 V3 9?6; mA
? UOL*-=095V@/S'*45C
Upp - 10 V3 Upy Dg L =0V 6,6 mA
Ugr, = 055 Vi 3’ ;
Upp = 455 Vs Upg = “Dg? Upp, =0 Vs | 2,6 ¢ mA
Yop, = 0:4 V30, =25 °C
UDD = 495 Vi UIH = DDs UIL EQvg 31 mh
UOL = 044 v°'3~ = ”45 - )
UDD = 4- 5 V U I{ Dg{; IL 30 V; ‘2‘,‘1 ) m
7 ‘ Ugy, = 024 Vi . '
husgengsstrom H Toy Upp = 10 Vs UIH = DDEVUIL « 0V 1,25 A
' Upg = 9,5 Vs g =25°C -
,,UDD = 10 V;UIH s DDs - IL =0 v-; 155 1A,
UOH = 9;5 V; '77& = "”45 C . .
Upp = 10 Vi UIH = UDD; UIL s O V‘E' 150 mA
UOH=95V°Q$‘ 385 ¢ .
Upp = 5 V3 Upy = DD§ Ut = 0 Vs
UOH = 2,5 V3 /25/ 8, = 25 O¢ 1525 mA.
Upp = 5 Vs Upgy = Upp? Upp, = O Vs RE A
Uy = 255 Vs ¥y = =45 °C
Upp = 5 Vi Upy = Upps UIL =0 V; 1,0 ComA
; Ugg = 2+5 V3 = 85 °¢
Ausgangsspenmung L] Ugp Upp = 10 V3 Upy = 7,0 vidr, =25 % 2,9 v
bei kritischer Upp = 10 V5 Upy = T4 Vi, = =45 %a 2,9 v
Eingangespennung Upp = 10 V3 Uy = 7,0 Vs = 85 °C | |29 v
an einem Eingang ’UDD = 5 Vi UIH = 3,5 V;fﬁ’a = 25 °c : - 095 v
Upp = 5 V5 Upyg = 3,6 Vi, = =45 °0 0,95 v
Upp = 5 V3 Upy = 3,5 Vi, =85 % 0,95 v
husgangsspannung H| Ugy Upp = 10 V5 Ugp, = 2 V;fﬁ"a" =25 %¢ 7,2 v
bei kritischer Upp = 10 V3 Upp =2 Vi, = =45 °C) 7,2 -V
Eingengsspannung Upp = 10 V3 Uy, = 1,9 Vi, =85 °c | 7,2 v
| en einem FBingeng Upp = 5 V5 Upg =1 V;’I?’a = 25 éC 3,6 v
' Upp = 5 Vs Upp =1 V5o, = =45 %l 3,6 v
Upp = 5 Vs Upp = 0,9 Vid, =85 °c | 3,6 v




Dynamische Kennwert

e

gy = typ =20 ns)

a

GND

Bild 3:

Impulsdisgramn

| Kennwert Kurz- MeBbedingungen Cmine | mex. Einheit
) zeichen )
| Verzbgerungszeit pr, Upp, = 10 V Upy = Upps Upp, =0 V3 50 ns
' ¢, =50 pF; P, 25 % ‘ : é
. trDD=§~1ov UIH UD,UngOVg 50 s
= 50 pP; ¥ ¢ : , :
DD“’WV UI’mDQ,UIL;.ov; 65 ns
UDD"‘Q"'IH‘“"S é,mzov 110 ns
: =50 pF; ¢, =25 °C ,
UDD =5 V; Umg 5 V; Upp, = 0 V3 110 ns
Cp, = 50 pF; 4, = =45 °C , | |
Upp = 5 Vs U i{ =5 vé Upp, = 0 V3 140 ns
= 50 pFi ) = _85 o
Verzdgerungszeit | by UDD = 10 V; u Dg? Upg, = 0 Vs 30 ns
: ;. = 50 nF »3’ =25 %¢ ~ :
D =10 Vs Upy b} UIL =07V; 90 ns
L = 50 pRs U .,,m4.5 MG
U’DD = 10 ¥; Upy Dg 0 V; 115 ns
= 50 pF; f?” '
=57; Upy = U“DD, Upg, = 0 V3 120 ns
- s 50 pF ﬁ’ = 25 +S o
U;DD =57V; Upy = DD‘OUIL =0V 120 ns
Cp = 50 pBs o, = <45 °C L
Upp = 5 Vs Upy = Upps Upy, = 0 V3 150 us
Cp, = 50 pR; g, = 85 °C
Eingengskapezitit | Cf Upp = 10V -30 pF
Lo -
H 900
50%0
GNDU%X&J )



1/87 (10) | : 5. g e ’, N K 561 IN 2
, 1
0,005 L i | |
e ‘ e e T V — 1= bei ), =25 °C
y . = : - N ‘ ) . . o ‘
0,006 ,fkf - i ”sz ~ bei fg =’g5 C

0,003

i | 7
| 7
0,002}
=] 1
Q,O‘:yio”—* - - — S
o —— . . i ’ : . .
LT L LAy V)
053777576 g9 0 11 2 | % 15 ot

. Bild 4: Typische Abhéngigkeit deg_Eingéngsreststhmes IIL;‘IIH\von der Betriebsspannung
‘und der Temperatur : ' o

IolmA]

“da -

80

1= Up =107V

,25U13' S,V

70 e
3 = maXe Ausgangsleistung von 100 mW
pro Ausgengstransistor

60

”””””” p-Kenal~Transistor

n=-Kenal-Transistor

X - Eypi
50 a B’P SCh

b = minimal

40

30

20

10,

; ’ R V]
0* 7 A 6 8 ‘o
Bild 5:; Typische und minimele Abh#ngigkelt des Ausgengssiromes von der Avegengsspannung
bei Uy = 5 Vund Up = 10V '
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Bildg 6 Typische Abhingi gkelt der otromsuinﬁ.hme im Irw und H-Zustand von der Betriebs<
spennung Up, bei 1’7 =25 °% % 10K

tpyy[ns]

70 ‘ —

60}

- -~ ) 1= Upp
, . e 2-Upp= 57V
Y e — 3=TUpp =107

30— - 4= Uy =157

B

5

it

i

20 ——

I P e

¢ [pFl
. 20 4 B0 80 L ' ' 4
Bild 7: Typische Abh#ngigkeit der Verzbgerungszeit %l?gl} von, Ger Lestkapazitdt Gy, bed
vergchiedenen Betriebsspanmungen wnd 19’ = 25 ‘ :
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REETGS)!
1 = UDD = 3V
- 2~ Uyp= 57
3= UDD = 10 V
4w Uy =157V
1] |
2
= C_pFI-
20 40 60 80 " ‘

Bild 8: Typische Abhéngigkelt der Verzbgerungszelt tPLH von der lLaestkapazitst CL
bei verschiedenen Retriebsspannungen und ﬂg =25 %

- Pror LAl
109
4
<2
XA
Vs
f;ff A
. AV
yd /-f / ,
104 S LA A
7 / :
7V > | 132 = Upy = 15 V
fx p v 334 = Upp = 10V
ﬂ/}/’:f / /“’77/ : 5§7”UDD=?V
W g )% 6:8 = Upp = I T
C. = 15 pF
,103 y}//; ! / I 57
) —mem Qo = 50 PP
A7 s ANA x ;
, ey
N - ff/f 8/
Va1
v V4
f;f&f /‘f f/
VAT ara A7 5
f:::/fff / 1 /j
2 i s
10 A 77
i e f’f/’
/ vy 14
- /'/ /] ~ g
s , ,
; ,/"/ ¥ ~
/ 1
/ / .
L f/ , f[kHz]
2 A 6812 03 104

Bild 9: Typische AbhHngigkeit der Verlusileistung eines Getters von der Frequenz bel
einer Temperatur von 25 °C wnd try = by, & 20 ns
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Bild 10: Typische Abhéngigkeit der Verlustleistung eines Gatters von der Anstiegszeit des
Eingangsimpulses bei*ﬁ; =25 °¢ und “einer Lastkapezitét von 15 pF

Y vl

UO{V]

qgmﬁg\k H%%%N

9

. \

7

6

sl

4.

T

2

AN
072737 5 6 7 & 0
Bild 17: Typische Ubertregungskennlinie eines

Gaetters bei elner Betriebsgspannung

von10 V und q9; = 25 %

104

Vpp

f B
2 =1
f

3= Upp
£

4= Upp
bl
%LH[HS]

<

DD *

5
= 5

10 V3

100 kHz

5 Vs

=10 V;

15 kHz

17
Vs

15 kHz

100 XHz

U V]
5
A
3
2
1
N N
0 7 3 &
Bild 12¢ Typische Ubertregungskennlinie

Up vl

eines Getlters bei einer Betriebs-

gpannung vor 5 V und éz =‘25 °c
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Bild 13: Typische A’bhéngig}{eit der Stromeufnshme im I~ und HeZugtend von der Betrie'ﬁém
spannung Upp bed Ty, = 85 °¢ '
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01 [Z Sl

113 S =

02 [ L/ e B

12 B M

03 [B
133 N s |2

Uss [8! 9 14 1A e O

“i1d 1: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

Bezeichnung der Anschliigse:

Upp  Betriebpspsnnung , 9
o1 Auvggang 1 10
I Firgeng 1 oo 1
02 Ausgeng 2 : 12
I 2 Fingang 2 1%
03 busgang 3 ' 14
I3  Bingeng 3 | 15

@~ oW A N -

Usg Begugspotential ‘ 16

i4

04
ge

05
NG

16
o6

N

Bingeng 4
Ausgang 4
Zingeng 7
bLusgeng 5
nicht belegt
Bingeng 6
Auvsgeng 6
nicht belegy
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Bild 2: Geh#usesbmessungen

Dexr - Sch&likrels K 567 PU 4 entha]t 6 nichtinvertierende Treiberstufen, Die Auvsgangstreiber
geatatten ein unmittelberes Zusemmenschelten von {CMOS= mit PTI~Schaltkreisen. Die Ampli-
_tude der.Eingangssignele des. K 561 PU 4 kenn groﬁer als die Betriebsspannung sein. Diesed
Verhalten wird bei der. Zusammensvhaltupg von CMOSmSchaltkrelsen (Betrlebsspannungsberelch
3 ave 15-V) und TTl-Schaltkreizen (5 V) eusgenutzt,

Grengzwerts
1 Kennwert Kurzzeichen . ‘ min, ’max,v, . Binheit
Betriebasspannung Upyp -0,2 .15 . v
Fingengsspannung Uz ‘ -0,2 15 : v
Verlustleistung bei - P ‘ E 150 e
,ﬁ/a = 25 o tOtr - : . ) ) ,
‘Eingengsstrom ~ I , ' ; 10 . mA
Statische Kemnwerte
Kennwert |Kurz~ | MeBbedingungen - - min. | mex. Einheit
zeichen :
Betriebgspannung Upp - , : 3 15 v
Stromaufnshme Iop- | Upp = 10 ngﬁé = 25 ZG » 5 - /ﬁA
UDD =10 Vg “l?’& = =45 “C ( : 5 /‘LLA.
Upp = 10 V54, = 85 % ' 70 ok
Upp = 5 Vi, =25 % |3 p
UDD =5 V?% = =45 °¢ 3 /U-A
Upp = 5 Vi, = 85 °C : 42 /A
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| Kennwert Kurz- | MeBbedingungen min. | mex. | Einhedt
: _{zeichen ) - Cos
Bingangsreststrom iiﬂ Upp = 10 Vi g = 25 °c 0,2 | SuA
Upp = 10 Vi 95 = =45 °C s S| o2
, Upp =10 Vs, = 85 °C ' 1,0 |
Ausgangsspannung L| Uy | Upp = 10 V5 5 = 25 °C | 0,01 ¥
; ' Upp = 10 Vs dy = =45 °C o 0,011 v
Upp = 10 Vs g = 85 °¢ o | o085 v

Upp = 5 Vi D, = 25 °C . o001V
Upp = 5 Vidy = =45 °C ~ 0,01 ¥
4 Upp = 5 Vi, = 85 °C . | 0,05 ¥
Ausgangsspennung H{ Ugy Upp = 10 V3 gy = 25 °c 9,99 v
: 1 Upp = 10 V3 g = =45 °C 9:99 ¥
Upp = 10 V39, = 85 °C 9,95 v
Upp = 5 Vi, = 25 °¢ 4,99 v
Upp = 5 Vi = =45 °C 4,99 v
Upp = 5 Vivp = 85 °C 4,95 \{
Auzgengsstrom L Ioy, | Upp = 10 V3 Ugy = 0.5 vy §, = 25 %l 8,0 mA
Uy = 10 V3 Ugp = 0,5 V3 Ty = <45 % 9,6 mh
Upp = 10 Vi Ugy = 055 V300, = 85 °cl 6,6 A
Upp = 5 Vs Ugp, = 0,4 Vi = 25 °¢l 3,0 mA
Upp = 5 Vi Uy, = 0,4 V3V, = =45 %l 3,6 mA
Upp = 5 Vi Ugp = 0,4 Vs ¥, = 8590 2,5 “mA
Ausgangsstrom H Tom Upp = 10 V3 Ugy = 9,5 Vi g = 25 °cl 1,25 mA
' Upp = 10 V3 Ugg = 9,5 Vs Dy = =45 °C| 1,5 mh
Upp = 10 Vs Ugy = 9,5 Vs 9 = 85 % 1,0 né
Upp = 5 Vi Ugy = 2,5 Vs 0 = 25 °C] 1,25 mA
Upp = 5 Vi Ugy = 2,5 V50 = =45 °C 1,5 mA
Upp = 5 Vi Ugy = 2,5 Vid, = 85 °Cl 1,0 mA
Ausgengsspennung L| Ugy | Upp = 10 V5 Ugy = 3,0 V3 oy = 25 °¢ 2,9 v
bei kritischer Upp = 10 Vs Upp = 3,0 V39, = =45 °Cf 2,91 v
_Eingangsspennung Upp = 10 V5 Upp = 2,9 V59, = 85 °C 2,9 v
I Upp = 5 Vs Wy @ 1,5 Vi = 25 °61 0,95 T
Upp = 5 Vi Ugg = 1,5 Ve, = =45 °¢ 0,95 ¥
Upp = 5 Vi Upp, = 1,4 Vi, = 85 °0| 0,95/ ¥
Ausgengsspennung H| Ugy Upp = 10 Vs Upy =.7,0 V30, = 25 %l 742 v
bei kritischer- - Upp = 10 Vi Upp = Ty Vi = =45 % 71,2 v
Fingengsspennung ' Upp = 10 Vs Upy, = 7,0 V39, = 85 %l 7.2 v
s Upp = 5 Vi Upg = 3,5 Vidy = 25 °C 3,6 v
Upp = 5 Vi Upg = 3,6 VsaJ, = =45 °C 3,6 v
Upp = 5 Vi Upg = 3,5 V39, = 85 °C| 3,6 v




Dynsmische Kennwerte

Kennwert Kurg= MeBbedingungen min. max. Einheit
B zeichen
Verzlgerungszeit Fpp, Upp = 10 Y;=§a4$ .25»00 110 ng
| | Upp =10 Vi, = =45 %C 110 ne
Upp = 10 Vs, = &5 ?c~ 150 | mg
Upp = 5 Vif, = 25 % 240 ne
Upp = 5.Vs9, ="=45 °c 240 ns
Upp = 5 V¥, = 8 °C 320 - ons
Verzdgerungszeit tprg | Ypp = 10 Vs ﬁ;l = 25 % ) 140 ‘ns
' UDD = 107?3 "a’a = =ib OC 140 ns
Upp = 10. V39, = &5 % 180 ns
Upp = 5 Vid, = 25 % 280 ns
Upp = 5 Vsdg = =45 °C 280 ns
Upp = 5 Vs, = 85 °¢ 370 | - ns.
;ﬁ
tH U= UDD - 10 %
, t = éfad ns
On - 50% by % 500 ns
f =2 1 Y 100 kHZ
ol lolPLH

Bild 3: Impulsdisgramm
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Hicht fUr Gerdteneu=
entwicklungen
(siehe 3. Umschleagseite)

Herstelleriand: Ud S8R

ljbersetzung , bearb.

Der XK 561 RU 2 ist ein statischer RAM in der Orgenisation 256 x 1 bit in CMOS-Technologie.
Der Schaltkreis wird in einem 16poligen Plastgeh#use im 2,5 mm-Raster und mit 7,5 mm Reihen-
ebstand geliefert.

Der Schaltkreis ist fir den Eimsatz in verachiedenen EDVA-Systemen, Mikrorechmern und Auto=
matigierungseinrichtungen bestimmt.

A3 @ cE e A N
A2 5 WE/RE *12—%\2 00—
A1 3 1) DO s R
Uee [& 7 Do N
SS O B
A6
Uop (5] 12l DI (NI AR
A0 [6] : 11 A7 ”

, 121 13
IV Vi T A6 0! Do
NG [g] o [@as B Iwere

jﬁ*j CE

Bild 1: Angchlufbelegung und Schalifungskiurszzelchen



Bezeichnung der Anschlilsse:

1 A3 Adresseneingang

2 A2 Adresseneingang

3 A1 Adresseneingang

4 Ugg Bezugspotential

5 UDD Betrlebsspannung

6 A0 Adresseneingang

7 A4 Adresseneingang

8 NC nicht angeschlossen
Bb e

maxd, s

T L b

35 e b

Bild 2: GehBuseabmessungen

Furzbeschreibung

- 256 x 1 bit statischer RAM

- (OMOS=Technologie
- Betriebsspannungsbereich:

6 oeo 12V

10
11
12
13

14

15

16,

45
A6
AT
DI

DO
5o
WE/RE

Adresseneingeng
Adresseneingang
Adresseneingeng
Informationseingang
Datenausgeng

Datenausgang, invertiert .

Einpengssignal Schreiben/Lesén“

Freigebesignal (Chip enable)

- gtatigsche Betriebsweise, dasher kein Auffrischen der Information

= gerstSrungsireies Lesen

« einfache Kapazitdtserweiterung durch Speicherfreigabe [sic)
«~ getrennter Dateneln- und -susgeng

= 16poliges DII-Plastgehiuse

= “hdressenzugriffszeit: tooy = tyoy = 800 me bei Upp = 8,55 V (K 561 RU 2 4)
troy = Fyoy = 1300 ns bei Upy = 8,55 V (K %561 RU 2 B)
Betriebsart Einglnge Ausglnge
WE/RE CE DI Do 59
Pin 15 16 12 13 14
Schaltkreis nicht ausgewdhlt beliebig| 1 beliebig| hochohmig| hochohmig
Lesen 0 0 beliebig| Q Q
Schreiben "0V 1 0 0 hochohmig| hochohmig
Schreiben "1 1 0 1 hochohmigl hochohmig

Tgbelle: Wahrheitstebelle K 561 RU 2
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Der K 561 RU 2 ist ein statischer; 256 x 1 bit organisierter RAM in CMOS-Technologie. Er
wird in einem 16poligen DIL-Plastgehiiuse geliefert. Der Betriebsspannungsbereich betrigt

& ... 12 V. Der Eingang CE erlaubt die Auswehl eines bestimmien Speicherschaltkreises bedl
der Zusammenscheltung. Eine Erweiterung des Speichers durch Wired-OR-Schaltung wird durch
den tristate-Ausgeng (Low, High, hochohmig) ermoglicht.

Das Blockschaltbild (Bild 3) zeigt den inmmeren Aufbau des Schaltkreises. Uber die Steuer=
eingtinge CE und WE/RE erfolgt durch die Steuereinheit die Aktivierung und die Einstellung
der Betriebsart des Schaltkreises. Uber die Adresseneingiinge A O ..o A 7 wird ﬁber»Zeilenm
und Spaltendekoder die ausgwedhlte Speicherzelle der Speichermatrix angewdhlt. Je nech
Betriebsart wird durch die Steuereinheit die Ausgangseinheit oder die Dateneingangseinheit
aktiviert.

Beim K 561 RU 2 sind folgende Betriebszustéinde zu unterscheiden:

Ruhezustand
Im Ruhezustand (CB = H) ist die Datenein~ und -ausgabe gesperrt. Die Ausgiinge DO und DO
sind hochohmig. In diesem Zustand hat der Schaltkreis die geringste Stromaufnehme.

Lesen

Beim Lesen (CE = L; WE/RE = 1) ist die Information der angewshlten Speicherzelle nach
Ablauf der Zugriffszeit tRCY verfiighar. Die Information wird an DO bzw. invertiert an
50 ausgegeben.

Schreiben
Beim Schreiben (CB = IL; WE/RE = H) wird die Information 7T oder O von DI in die ausgewihlie
Speicherzelle eingeschrieben. Dabel sind die husginge DO und DU hochohmig.

y l
Spalten- Speicher. :
-dekoder matrix
Ausgangs 14
16x16 einheit 1
Zeilen-—
dekoder &
2
|
|
il
l Datenein- Steuer-
%,12_% gangseinheit einheit

| SR

L

Bild 3: Blockscheltbild



Eennwert Kurze. | HeBbedingungen mine B&X. Eimheit
zeichen
Betriebsspannung UDD =0, 5 12 v
Eingengsspannung Ur =0,2 Upp + 0,2 v
Ausgangsstren IDQL; 10 mhA
Tpom |
Verlustleistung Pyop [ Upp = 9 Vi, = 85 °C 150 ¥
Flankensteilhelt der tng 1 /us
Signale tHL
Lestkepezitdt CL UDD = 10 V; £ = 1 MHs 500 pF
Lagerungstemperature= %;tg 5 35 °c
bereich
Statische Kennwerte
Kennwert Kurz= Meflbedingungen K 561 RU 2 4 K 561 RU 2 B Einheit
zeichen e mex. [mine maxX.
Betriebsspannung Upp : 6 12 6 120V
Stromaufnahme Inps Upp = 9545 V3
v, = 25 % 10 200 |ub
Tg = =45 °c 10 200 |ua
B, = 85 °c 300 1000 | ul
Eingangsreststrom H IiTw Upp = 9,45 V3
U, = 25 % 0,2 0,2 ph
Vg = =45 % 0,2} 0,2 ph
Ve = 8 °C 1 1| ud
Eingangsreststrom L| Iy, Upp = 9:45 V3
O, = 25 °%C 0,2 0,2 ul
Vp = =45 °C 0,2 0,2 jub
Y, = 85 % 1 1 |ua
Ausgeangsreststron Iino Upp = 9,45 V;
o, = 25 % 1 1,5 jul
Uy = =45 °C 1 1,504
o = 8 % 15 20 [un
Ausgengsstrom L IDOL UDD = 8,55 V; %9 = 0,5 V ‘
42 =25 °C 2 2 mi
T, = 85 °C 0,8 0,8 mA
Ausgengsstrom H Inon Upp = 8,55 V; U8 = 8V ‘
U, =25 °C 0,6 0,6 | mA
I, = 85 °c 0,3 0,3 mA
Ausgangsspannung L | Upgp Upp = 9545 V3
v, =25 % 10 10 | mv
9, =85 % 50 50 | mV
Ausgengespannung H Unon Upp = 9:45 Vs
- P, =25 % 9,35 9,35 v
Vg = 8 % 8,95 8,95 v




1/87 (10) K 561 RU 2
Kennwert Kurz- | MeSbedingungen K 561 RU 2 A |K 561 RU 2 B | Einkel$
zeichen min, max. |min. max.
Eingengskepszitilt | C; 8 10 pF
Ausgengskepasitdt | C, 16 18 oF
Eimgengsspennung L| Upp Ug = 25 g 2,7 2,7 v
g, =85 % 2,6 2,6 v
9, =45 °¢ 2,7 2,7 v
Eingengespennung H| Urg P =25 °c 6,3 6;3 v
/ﬁé = 85 °C 6,3 6,3 v
9, =45 °C 6:4 6,4 v
Dypemische Kenuwerte
Kennwert Kurz- | MeBbedingungen K 561 RU 2 4| K 561 RU 2 B Binheit
zelohen min. max.| min. mex.
Sehreibzykluszeit | tyoy Upp = 8,55 V3 . -
(troy? T, =257 800 1300 ns
Ty = 85 %¢" 11200 2100 ns
Freigabesgugriffs= | tsq Upp = 8,55 Vs :
zeit U, =25 % 600 1000 ns
i = 8 % 950 1500 ns
Ausschaltzeit des | tupq v, = 25 °¢ 200 200 ne
| Preigabesignals 9, =85 % 200" 200 ns
Einstellzeit des Spman Upp = 8 55 V3
Freigebesignals 19’& = 25 % 20 100 ns
bezogen- auf das 9/& = 85 °q 100 100 ns
Adressensignel ‘
Chipaktivierungs- | top Y, =25 °c 600 1000 ns
zeit , = 85 °c 950 1500 ns
Uee
UwE/RE
Bild 4: Tektdiagramm
Upo im Lesebetrieb

e et Goalld mmmmm%mj

tRey




y/ y
Uao...a7 A

-\
Upi '

twey -

Bild 5: Tektdiegramm im Schreibzyklus

Alle Zeitintervalle der Eingesngssignele gind auf den Pegel 0,5 bezogen.)

Bild 6: Zeitverhelten der Eingengsesignale
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‘cg (el twevltgeyins!
>
400 8001
300
200} " 400}
100} 2004 ~
, »Cy [nF] 1 e Y 1 e
0100 200 390 400 500 600 © - “TZ020 0 20 40 60 80 100 120 140

Bild 7: Abhlinglgkelt der Freigabezelt %, Bild 8: Abhingigkeit der Schreibzykluszelt tyay (%RGI)
von der lestkepezitlt CL‘ . von der Temperatur,
25 ©C Upp = g Vi GL = 50 nF

Upp = 9 V3 Uy =

bps [ AA]

200y

T B UppIV]
S Sy A S B VNI VAL

P N—— , —T[°C
=40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 ]

Bild 9: Typ. Abh¥ngigkeit der Stromsufnahme Bild 10: Typ. Freilgabezugriffszelt in Ab-
Ippg Von der Betriebsspannung UDD héngigkelit von der Temperatur,
o CL=50nF3UDD"9v

2000y 0,004 %
15001 0,003
10007 0,002+
%Oc‘ g 0'00 1 o
P &YVl e, oV
0 2 & 6 8 10 12 % 1 Voo o 2 L 6 8 10 1‘214"”DDN
Bild 11: Typ. Abhéingigkeit der Frelgabe- Bild 12:Typ. Abhlngigkelt der Eingengsrest-

gugriffszelt & von der Betriebs- strome I wnd I von der Betriebs-
spanaung Upps gg = 50 nF;rSé = 25 °¢ spannungLIL LIE

%:2550



I pglwAl
&
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06
0k
027

— ‘ | SRR
I B S S ST ) o s oM

Bild 13: Typ. Abhlngigkeit des Ausgangsrest- Bild 14: Typ. Abh#ngigkeit der Stromeufnabme Iops

gtromes I von der Betriebsspan- von der Betriebsspennung U.. ;s
nung Uy, 00 ¢, = 50 uF T, = 25 °c b’
Ug VI UpoL V]
4 & :
1 q
01t 011
0,014 # 0,01
LS e e . | [mA} e L S P R e et ‘ [mA]
0 B4 1, . L ’0 S R .,1Q.Mh:ff§@ L
Bild 15: Typ, Abhingigkeit der Spennungsdife Bild 16: Typ. Abhéngigkeit der Aus Sspann U
forent 2w, doT Betriebsgpangggg Upnp ‘ ggm Lastetrom Iy hel Uy, §§§gv pasuung Upos

und der Ausgangsspennung 339H~v9mn~

Lastetrom IL bel UDD a 10
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1787 (10) g
Upg V]
DOL Uo
1 7
0 011
004 ,
: 0,01
. . , L [mA]
= L £ % 3
oo L 10 0 04 1 1 > LAl
Bild 17: Typ. Abh#ngigkeit der Ausgangsspan= Bild 18: Typ. Abh#ngigkeit 4 i
nung UDOL vom Laststrom IL bel" ZW. der gﬁ%ifeﬁispaziuiﬁaﬁﬁﬁngziliizfenz
UDD =10 V %;ggisga%nung UDOH vom Laststrom IL bed
Uno = Upp = Unon 1 -4, =8 % 2 = =25 °
A -
15001
12007 _—"
g ool
| e00f
e S
. 300%
N &C [nF] - . R &g ['Cl
0 100 200 300 &0 2.0 20 0 20 40 60 80 100 120 140
Bild 20: Typ. Abhingigkelt der Schreibzykiuszeit
) von der

Bild 193 Typo

aufnehme PDDD

z1 b8t CL

Abhingigkeit der Leistungs- :
(Lesezykluszelt) tygoy (tRCY

von der lLastkepé-

im dynem. Betrieb Temperatur

£ = 950 kHz, Midenderimpuls
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10

<@

e [°C]

40 20 O 20 40 60 80 100 120 140

Bild 21: Typ. Abh#ngigkeit der Lelstungs- Bild 22: Typ. Abh#ngigkeit der Freigabezugriffszeit
tCO’ der Dauer deg Freigabesignals tCE

'obs

&

0 7

0,11

von der Schreibe
Zyklusgeit ©
im dyn. Betrieb,
Méanderimpuls

w

0

30 60 90 120 150
Bild 13s Typ. AbhBngigkeit der Stromeuf-
nabme IDDS von der Temperatur

von der Temperatur

teg [ns]
&

14@0 L
8001
600+
2001

ATy =157
B~Upy =107
6 =Ty = 57V

. X , \ N
0 700200 300 400 500 © -

Bild 24: Typ. AbhEngigkeit der Freigebe-
zugritfszeit tGO von der Last~

kapeazitdt CL




1/87 (10} 11 K 561 BU 2

tceasinsl
t {ns] t
DOLH
: 300
1000+ 250
800- v
600 50}
4004 100
200t , 50
. »C [nF) o . . &91°C]
0 100 200 300 400 500 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140
Bild 25: Typ. AbhBngigkeit der Flanken~ Bild 26: Typ. Abh#ngigkeit der Ausschaltzeit des
gteilheit des Ausgengssignals Preigabesignals bezogen suf das Adressen=
Yporg voR der Lestkapazltéi CL signal tCEAS von der Temperatur
B = UDD = 10V C = UDD = 5V

Applikative Hinwelse des Herstellers

= RBingengssignale dlirfen nichi enliegen, wenn die Betriebsspamnung abgescheltet lst.

-~ Die Eingtnge des Scheltkreises sind grunds8tzlich an definierte Potentiale zu legen.
Deshalb empfiehlt der Hersteller, die freien Einglinge mit einer Betriebsspannungsleitung
zu verbinden.

« Beim Messen und beim Bebrieb der Schalikreise milsgsen MaBnehmen getroffen werden, die die
Moglichkeit der Ladungsspeicherung auf den Anschliissen der Schaltkreise susschlleBen.

= Beim Loten mit einem Lotkolben muf die Spitze desselben geerdet sein. Die Tempersatur deg
Liétkolbens dari 265 %0 nicht Uberschreiten; die Zeit zur Berihrung mit jedem AnschluB be-
trHgt mex. 3 8. : )

« Bs wird empfohlen, das Loten am Stromversorgungsanschlull UDD zu beglnnen. Das L§ten der
anderen Anschliisse ist 1n jeder beliebigen Relbenfolge zulBssig.

- Das Zeitintervall swischen der LBtungen der benachbarten Anschlilsse muB mindestens 3 s
‘betragen, des Zeitintervall zwischen wiederholten Litungen en ein und demselben Schalt-
kreis mind. 5 min. Der Abstend vom Geb#uge biz zur Lbtstelle mud mind. Tmm sein.

& Beim industriellen Loten (Tauchloten usw.) darf die Temperatur des Schmelzlotes 265 O
nicht Uberschreiten. Die Einwirkzeit dieser Temperstur ist mex. 3 g (gleichzeltig auf
alle Anschlilsse). )

= Die mex. Betriebstemperatur des ChiPS/ﬁkp betrdgt 140 .

Die Betriebstemperatur des Chips'sip wird bei elner Temperatur des umgebendeén Mediums
vod einer Leistungsaufnabme P nach folgender Formel bestimmi:

éﬁép g'ggkp +Bp e ¥ ey

wobei Ry = 0,1 °C/W betrégt.
= Die Schaltkreise missen in beheizten und durchliifteten Jagerrfumen bel einer Tewperatur
von 5 cee 35 °C und einer relativen Imftfeuchte von mex. 85 % gelagert werden.

flkp
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Mikreschemse K §671 RU 2 A, K 561 RU 2 B -~ technitscheskie uslovie 0,348,457 TU
(Mikreschaltkreis K 561 RU 2 4, K 561 RU 2 B =~ technische Bedi 3

0. 348,457 TB)

Poluprowednikewaje integralnaje mikroschema K 561 RU 2, spravoischuye dennye
(Integrierter Halbleiterschaltkreis K 561 RU 2, Datenblatt = BLild T wee 17
entstemmen dlesem Datenblatt und heben nur informetiven Cherslkter)
Poluprowcdnikowaje integralnajas mikroschema K 561 RU 2 A/K 564 RU 2 B, spravetschnye
dannye ¢

(Integrierter Helbleiterschaltkrels K 561 RU 2 A/K 564 RU 2 B, Datemblatt =

Bild 12 .o 26 entstemmen diesem Datenblatt und heben nur informatlven Charekter)
Etiketke mikroschemy K 561 RU 2 A, K 561 RU 2 B

(Etikett Schaltkreis K 561 RU 2 A, K 561 RU 2 B)

Integralnye mikroschemy (zifrowye)

Integrated circuits (digitel)

(Integrierte Schaltkreise, digital, Katalog)

Integralnye mikroschemy (zifrowye)

{(Integrierte Schelikreise, digital, Katalog)
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Herstellerland: Ud S8R

ﬂbersetzung , bearb,

ié;&: gggéeézﬁm Funktion Seite
element

K 561 LE 5 v 4001 D 4 WOR-Gatter mit je 2 EingHngen 2
K 561 LA T v 4011 D 4 FARD=Catter mit je 2 Einglngen 5
K 561 LA 8 ¥ 4012 D 2 WAND-Getter mit je 4 Eingéugen 8
K 561 TM 2 V 4013 D 2 x D«Flip=Flop 11
K 561 LS 2 vV 4013 D 4 AWD/OR=-husweblgetter : 14
" 561 LP 2 V 4030 D 4 Exklusiv~OR-Getter mit je 2 Eingtingen 17
K 561 IR 9 Vv 4035 D 4hit-Schieberegister mit synchroner Parslleleingabe 20
K 561 LA 9 V4023 D 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingtingen 23
B 561 TW 1 V 4027 D 2 x JE=-Flip-Flop 26
K 561 ID 1 V 4028 D BOD/Deszimeldekoder 28
K 561 IR 6 V 4034 D gstufiges piGirektioneles parslleles/serielles Bus-

’ register 31
K 561 TH 3 V 4042 D 4vit Auffevgreglster 34
K %61 KT 3 Vv 4066 D 4 vileterele Anslogschaltex 37
X 561 SA 1 V 4531 D 13bit Peritétspriifer 39
K 561 IP 2 V 4568 D 4bit Gréfenkomperatoxr : 42



K561LE 5 4

(8hnlich V 4061 D)

| Bl 2] 1
[ 122 3 142 5
03 1 4 51 1 -4
0 2[4 1904 =
1215 03 1 &40
1226 gl 132 5
Uss [ 8] 131 | 1

Bild i: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeiohen X 561 LE 5 (Bauferm 1)

Bezelchnung der Anschlilsse:

1 I 11 Eingang Gatter 1 8 I3 Eingeng Getter 3
2 I 12 Zingeng Getter 1 9 I 32 Eingang Gatter 3
3 o1 Ausgang Gatter 1 10 03 Ausgang Gatter 3
4 o7z Ausgang Gatter 2 11 04 - Ausgeng Gatter 4
5 I 21  FEingang Gatter 2 12 0 41 Eingeng Gatter 4
6 I 22 Elngang Getier 2 13 0 42 .Eingang Gatter 4
7 Ugs ‘Bezugspotential 14 Upp Betriebsspannung

Ty Io o, -1ogis§he Fugktign:k |

L . L H On = Il'-ﬂ * n2 - (n. & 'i ape 4)

L H L :

H L L

H H L
Kennwert Kurzzeichen ’ mini, . pax, ‘ Einheit
Betriebsspannung UDD : =0, 5 15 v
Eingangsspannung Uy 0,2 UDD 4+ 0,2 v
Eingangssirom II ‘ 10 mh
Verlustlelstung Fte*& ) 150 mW

(o] .

bei ¥, = 25 °C
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Kennwert Kurz= MeBbedingungen min. maxe Einheit
zelchen ’
Betriebsapannung Upp 3 15 v
Stromaufnehme Inp Upp = 10.¥5 = 25 Zc 5 Juh
Upp = 10 Vi, = =45 °C 5 Jub
Upp = 10 Vs 9y = 85 °C 30 JuA
Upp = 5 Vi, = 25 0,5 | b
Upp = 5 Vi D = =45 °C 0,5 | ub
Upp = 5 Vid, = 8 °C 1 15 et
Eingengsreststron Fll Upp = 10 V3 95 = 25 °C 0,2 | b
Upp = 10 Vi P = =45 % 0,2 b
Upp = 10 Vs 9 = 85 % 1,0 ik
Ausgangsspemmvng L | Uy | Upp = 10 Vi = 25 °C 0,01 v
Upp = 10 V3 , = =45 og : 0,01 v
Upp = 10 Vi dy = 85 °C 0,05 v
Upp = 5Vidy= 25 °0 0,01 v
Upp = 5 Vs, = =5 °C 0,01 v
Upp = 5 V3 = 85 °C 0,05 v
Ausgengsspannung H | Ugy Upp = 10 Vs 95 = 25 °¢ 9,99 \ ¥
UDD = 10 Vs 73‘& = =45 °g 2,99 v
Upp = 10 Vi 9 = 85 °¢ 9,95 v
Upp = 5 V59, = 25 4,99 V.
Upp = 5 Vi = =45 °C 4,99 4
Upp = 5 Vid, = 85 °C 4,95 v
Ausgangsétrom L IOL Upp = 10 Vs Uy, = 0,5 Vs 0,6 ma
Fo = 250
UDD = 10 V3 UQL = 0,5 V3 0,72 mA
Vg = =45 °c :
UDb = 10 Vi UOL = 0,5 Vi 0:48 ma
a = 85 QC
UDD = 5 Vy UOL = Q94 Vi 093 mh
Gy = 25 °c
Upp = § V3 Ugy = 054 V3 0,35 mA
L= =45 %0
Upp = 5 Vs UOL = 0,4 V3 0,24 mA
T, = 85 °C
Ausgengsatrom H IOH UDD = 10 Vs UOH = 9,5 13 0,25 wh
Gy = 25 °C
Upp = 10 Vi Ugy = 9,5 Ve 0;3 mh
o = =45 %C
Upp = 10 Vs Ugy = 9,5 V; 0,2 mh
Dy = 85 °¢ ,
Upp = 5 Vi Upg = 2,5 Vs I 0s3 mh
Ve = 25 °c :
Upp & 5.Vs Ugy = 2,5 V3 0535 mh
g = =45 °0
UDD s 5 v? UOH & 2;5 'V’g O324~ mi.
Jg = 85 og




Kennwert Kurz- HeBbedingungen min. max, Binheit
zeichen :
Ausgengsspannung L Uor, Upp = 10V Urg = 7,0 V3 2;9 ¥
bel kritischer - U, = 0 Vs =25 °
Eingengsspannung Upp = 10 Vi Upy = 7,1 V; 2,9 v
en einem Eingeng U, = 0 V;'ﬁé = =45 °¢
Upp = 10 V5 Upp = 7,0 Vg 2,9 v
Up, = 0V; 9, = 85 %
Upp = 5 V; UIH = 3,5 V; ) 0,95 v
U, = 0V; 9, = 25 %
Upp = 5 V; Upg = 3,6 Vy 0,95 v
Upg, = O V5 ¥ = =45 %
Upp = 5 Vi Upy = 3,5 V5 0,95 \
, . _ O :
Urp, = 0Vs¥y = 85 70 L
Ausgengsspannung H Uoy op = 107 U = 3,0 X;" 752 v
bei kritischer Uy = 10 V; ﬁ;‘,s' 25 ¢
Eingengsspannung Upp = 10 V5 Upy, = 3,0 V5 7,8 v
en elnem Bingeng Urg = 10 V5 3; ‘3 =45 °¢
‘ Upp = 10 V5 Upp = 2,9 V5 - 7,2 v
= T o = o ' )
Umwmv,% = 85 C |
UDD = 5 Vg UIL? 145 Vi 356 ki
Upg = 5730, = 25° ‘ N
. UDD -='=" 5.V UIL = 1,5 V? 396 v
s Upg = 5 V50, = =45 °C
UD.D% 5 Vs UIL-x’i,éL Vs 3,6 v
Uy = 5 V30, = 8 %
Dynemigch ,
(CL = 50 PF; UIH = UDD; UIL = USS)
Kennwersg Kurze NeBbedingungen miie mex. Einheit
zed.chen
Verzbgerungszeit Ty, Upp = 10 V; ég = 25 Z@ 115 ng
Upp = 10 Vi ﬁ; = =45 V(¢ 118 ng
Upp = 10 V59, = 85 % 150 us
Upp = 5 Vi, = 25 % 180 ns
Upp = 5 V39 = =45 % 180 ne
| Upp = 5 Vi, = 85 °c 235 ns
Verzgerungszeit tPLH UDD = 10 V; ﬁé = 25 20‘ . 130 nsg
Upp = 10 V;ﬁé = =45 YC 130 ne
Upp = 10 V59, = 85 % 180 ns
Upp= 57V; 'ﬁ’& = 25 9 260 ns
Upp = 5 Vs -‘9’& = =45 °¢ 260 ng
Usp = 5 Vi, = 85 % 340 ng

Impulsdiegramm: giehe K 561 LB 10, Bild 3
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Serie K 564

kmzz

o713
02 [

12115
12216

Uss (7}

14 Upp
142
12t 41
0%
- 03
gl 132
B 131

Biid 2:  Anschlufibelegung und

Beieichnung der Anschliigse:

~1nm ‘\ .
m;__ & 7&__3
B _é_; A
9] 3 8
2
13

Schaltungskurgzeichen E 561 LA 7 (Bauform 1)

Eingang Gatter

1 I 11 Bingang Gatter 1 8 I 31 3
2 T2 Eingang Gatter 1 9 I 32 Eingeng Gatter 3
3 01 Ausgang Gatter 1 10 03 Ausgeng Gatter 3
4 02 Auvggang Gatter 2 i1 U7 Ausgeng Gatter 4.
5 I 21 Eingang Gatter 2 12 ‘ I 41 Eingang Gatter 4
6 ~ I 22  Eingeng Getter 2 13 . I 42 ~ Eingeng Gatter 4
7 Ugg Bezugspotential” 14 Upp ~  Betriebsspennung

a1 The % "

L L . B

- L H B

H L H :

H H L n =1 ¢ee 4' ‘
Grenzwerte
Kennwert Kurzzeichen min. mex. _Einheit
Betriebsspannung Unp =0,5 15 v
Eingangespannung Up =0,2 Upp + 0,2 v
Eingengsstrom’ II 16 - mA
Verlustleigtung Piot 150 W

. o )
bei Sg = 25 ~°C




. Statische Kennwerte

Meﬁbedingungep

Kemnwer: Kurz- min. mex. Einheit
. : zeichen .
Betriebsspannung Upp o 3 15 v
Stromaufnahme Inp Upp = 15 V5 Upg = 15775 : 2 JuA
N . &3 b ?0 0 - i
Up, = 0 V; I, 25 ¢
Upp = 10 Vi Ugyg = 15 Vs 2 /o8
U, = OV ‘9é =45 G (
UDD = 15 VE UJ_H : 15 vé ’ 20 /U.A
_ ‘ Upp, = O Vs U 85 “¢ S »
Eingengsrestetrom IITE Upp = 15 V3 Upg = 1573 0.3 i
S _ . . O ; B
~ U, = 0Vs g, = 25 ¢ B
UDD = 15 V; UIH 15 Vi 0,3 /HA
. P
Upp = O V; 9, = =45 °C
Upp = 15 V3 Upy = 15 V5 1,0 Juh
: U, = OVs 9, = 85 °C ,
Auggangsstrom L Iog, Upp = 10 V5 Upy =10V 0,45 mA
U, = 0 V5 Uy = 0,5 V3 o
i, = 25 °c
Upp = 10 V5 Upy = 10 ¥ 0,53 mA
UIL‘ = 0 Vc;) UOL 0,5 Vq
7, = =45 %
~UDD = 10 V; UIH 10 Vi 0,315 mé:
UIL =0 V; UOL 095 Vs
U, = 8 %
Upp = 5 Vs Upy 5 Vs 0,25 mA
Ui = 9 Vi Upg = 0,5 .75
,9é = 25 °C -
Upp = 5V Upg = 5 V3 0,3 mA
Up, = O V3 Ugp = 0,5 Vs
B = -45 °C
UDD§ 5 V; UIH 5 V; 09175 mA.
Upy, = 073 Ugp = 0,5 s
Auvsgangsstrom H Ton Upp = 10.V5 Upy = 10 V5 9,55 mA
P o T ©
Urp = O ViUgg = 9,5 Vs ‘
ﬁé = 25 °C o
Upp = 'lQ Vs UIH 10 Vs 0,66 mA
UIL = 0 Vé UOH 9,5 Vi )
1?é = =45 C
Upp = 10 Vi Uy = 10 V5 0,365 mé
Upp, = 0 Vé Ugg = 9,5 V3
i, = 85 C .
Upp = 5 V5 Upy 5 Vs 0,25 mA
Upp = O Vé Upg = 4,5 V; -
5 = 25 “C
Upp = 5 Vi Upg = 5V5. 0,3 mA
Upp = O Vs gy = 4,5 Vs
Dy = =45 °C ‘
UDD = 5 Y; UIH 5 V; 0,175 mh
U 0V; U 4,5 V;
L ¥ QH 5 ¥
. = 85 ¢
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Kennwert Kurz- MeBbedinguugen mine mex. Einbeit
zelchen
Ausgangsspennung L | Ugp Upyp = 10 V3 Upyg = 750 Vs 2,9 -V
bel kritisgcher «i = 25 %
Eingangsspennung - Upp = 10.V; Ugy = Ts1 V3 2,9 v
oy = ~45 °C g
UDD =10 V3 UIH =.7,0 Vs 2,9 v
#, = 85 % ' : ,
Upp = 5 V3 Upy = 3,5 Vs 0,95 V-
) ﬁ& = 25 % :
UDD = 5.V UIH = 3,6 V3 0,95 v
A, = =45 %C
UDD = 5 V3 UIH = 39‘5 Vi 0,95 \
_ . o, =85 % ; |
Ausgengsspennung H | Ugy 3 Upp = 10 V5 Upy, = 3,0 V5 742 v
bel kritischer @%; = 25 % v .
Bingangasp annung UD = %O"V; UIL = 3,0 V3 T - v
, /ﬁg = <45 %
Upp = 10 Vs Upy, = 2,9 73 7.2 v
7 =85 % ’
Upp = 5 V5 Ugy, = 1.5 Vs . 356 ¥
=25 % o
I_JDD = 5 V3 UIL =1,5 V;’ 3,6 v
o = =45 °C , ~
Upp = 5 Vs Upg, = T4 Vs 3,6 v
o =85 %
Dynemische Kennwerte (CL = 50 ij UIH‘g Upp 5 Ugpp, = USS)
Kennwert Kurze - | MeBbedingungen mine mex. Einheit
zelchen :
Verzdgerungszeit torgi |Upp = 10 Vs &5 = 25 °C 80 ns
tpgr, | Upp = 10 V3 97 = =45 °C 80 ns
Uy =10 V59, = 8 °c 110 ne
Upp = 5 Vi, = 25 °¢ 160 ns
Upp = 5 Vi, = =45 °C 160 ne
| Upp = 5 Vi, = 8 °C 220 ns-
Eingangskapazitét ‘CI UDD = 10 V 11 pF

Impulsdiegremm: siehe K 5671 LE 10, Bilg 3



K 561 LA 8

w

2 NAND -Gatter mét Eé 4 Eingéngen

(Bhnlich V 4012 D)

F11 2
(12 [3]
I 13[4
[ 145
NC [6]
Uss [Z

14 Upp
302
RA
11 123
10122
9121
8] NC -

P it

I..-}

13

Bild 3: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen K 561 L& 8 (Bauform 1)

‘Bezeichnung der Anschliisse:

"1 o1 Auvsgang Gatter 1 NC nicht sngeschlossen
2 I 11 - Eingang Gatter .9 I21  FEingang Gatter 2
3 I 12 Eingeng Gatter 1 10 I 22 Eingang Gatter 2
4 I 13 Eingang. Gatter 1 11 I 23 Eingeng Gatteér 2
-5 I 14 Eingeng Gatter 1 12 I 24 Eingeng Gatter 2
6 NC nicht angeschlossen 13 .02 Ausgang Gatter 2
7T . Ugs Begugspotential 14 - Upp Betriebsspannung
InT In2 In} AIn4 On’
L L L L H
L L L H H
L L H L H -
L L H H H N
L H L L H
L H L H H
L H H L H
L H H H H
H L L L H X
H L L H H ”
H L H L H
H L H H H
H H L L H
H H L H H
H H H. L - H , .
H H H H L (n= T ee 4) -
Grenzwerte
Kennwert Kurzzeichen min.  mex. Binheit
Betriebsspannung Upp =0,5 15 v
Eingangsspannung Uy =0, 2 Upp + 052 v
Eingangastrom Iy 10 mA.
Verlugtleistung bei'ya = 25 °¢C Pot 150 mW
Verlustleistung je Ausgangs- Piot 100 mW
trengistor :




/87 (10) ~ : e ' Serie K 561

Sﬁaﬁische Kennwerte

Kennwert : Rurg- MeBbedingungen R L mine - H8X. ‘Einheit
: zelchen - . -
‘Betriebsspannung Usp .“’ ; 3 15 v
Stromeufnehme Ipp |Upp = 15 Vs Upg = 15 Vs 2 s
’ ; Upp, = OVs Uq = 25 °C .
Upp = 15 Vs Upyp = 15V 2 Juh
Up, = O Vs = =45 % ; ,
Upp = 15 V3 Ugy = 15 3 I /oA
, ‘ : Up, = 0V; J, = 8 ° - ‘
‘Bingangsreststrom [III Upp = 15 V3 UIH;='157VE S 03| /uA
B UIL'z‘ Q V3 _a = 25 °C o )
: Upp = 15 V5 Upg = 15 V5 0.3 Vi
Upp, = O V3 9, ==45°C e
Upp = 15 V5 Upy = 15 V3 150 /uﬁ;
U, = 0V 9y = 8 °C _ ‘
Ausgengsspannung L | Uy Upp = 10 Vi Upg = 107 B ‘ 0,05 . ¥
UIL s OV _
Upp = 5 V3 Upg = 575 0,05 ' v
‘ , Upp, = 0V ; ; S
Ausgengsspannung H | Ugy - Upp = 10 Vi Upg = 10 V5 9,95 L ¥
B Upp= OV o ' .
Upp = 5 Vs Upyg = 5 Vi 4,95 ’ ’ v
C : 10z, = OV - : :
Ausgangéstrqm L Ior, Upp = 10 V5 Upy = 10 Vs - 0,22 : mh -
‘ : |Up = 0 V3 U = 0,5 73 ‘
Tg= 25°%C T ' |
Upp = 10 V5 Upy & 10 Vs = 0,26 : ; mh
Up, = 0 Vs Ugp = 0,5 Vs ‘ :
By = =15 %0 ‘ S - _
Upp = 10 V5 Upy = 10 Vs 0,15 mh
Up, = 0 V; Ugp = 0,5 Vi ‘
Do = 85 °C : , , o
’ Upp = 5 V5 Upg = 5 Vs - 0412 : mh
UIL = 0 Vs UOL & 0,5 V3 LT )
”8'& = 25 % L , :
B Upp = 5 Vs Uy = 5 V3 0,145 mA
Upp, = O Vi Ugp, = 0,5 Vs B
¥, = -45 °C e L ‘
Upp = 5 Vs Upg= 57y . 0,085 e mA
U, = O Vs Ugy = 0,5 Vs : ' ‘
, . v, = 8°%C , : : |
Ausgengsstrom H - | Iy Upp = 10 V5 Upy =10V 0,55 - - mA
Upp = 0 Vs Ugy = 955 V5
o, = 25 °C '
UDD = 10 Vs UIH = 10 Vi . 0,66 mh
U, = 0 Vs Ugy = 9,5 Vs
o, =-45°% ;
Upp = 10 V3 Uy = 10V 0,365 mh
UIL = 0V UOH = 9,5 V;
Vg = 8 °C
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Kennwert Kurz- MeBSbedingungen min., 'max;’ ’ - Finheit
. zeichen
{ Ausgengsstrom H IOH Upp = 5 V3 UIH: 5 V3 Upp, = 0¥ 0425 mh-
\ | Ugg =45 Vs 0, =25 % , ,
UDD = 5 V3 UIH = 5 Vs UIL = 0 Vy 0,3 mh
Uy = 45 V5 D = =45 °C i !
Upp = 5 Vi Ugg = 5 V5 Upp = 0¥;5) 0,175 mA
Ugy = 455 Vs 9, = 85 °c ' :
Ausgangsspannung L | Ugp Upy = 10.V5 Upp = 7,0 V3 259 v
bei kritischer &y, =25 % ’
Eingengeepannung UDD = 10V Urpy = 7,1V 2,9 2
o &7, = ~45 % |
UDD = 10 Vg UEH = 7,0 Vg 2,9 v
. . ., = 85 %
Upp = 5 Vi Upy = 3,5V 0,95 v
&, = 25 % ,
Upp = 5 V5 Uy = 3,6 V; 0,95 : v
7 = =45 % \
Upp = 375 Upy = 3,5 V5 0,95 v
» = 85 %
Ausgangsspannung H Uoy Upp = 10.Y5 Uyy = 3,0 V5 /2 v
bei kritissher ¢ = 25 %z ,
Eingengsgpannung U’DD 10 Vs U.‘TI = 3,0 Vs 7.2 Y
&, = =45 °C
Upp = 10 V5 Upp = 2,9 V5 7,2 v
r = 85 °C :
”UDD = 5 Vs Upp, = 155 V5 3,6 V.
i . = 25 % ,_ ,
Upp = 5 V; Upp = 155 V3 3,6 v
- Sy = =45 %0
Upp = 5 Vi Upp = 1,4 V3 3,6 v
o, = 85 %
Trnemische Kemwer‘te (GL = 50 pFs Ugy = UDD; Upg, = Uss) K
Kennwert Kurz- MeBbedingungen mine mexe Einheit
zeichen
Verzdgerungszeit Spry Upp = 10 V3 z% = 25 °c 120 ne
‘ Upp = 10 V5 9, = =45 °C 120 s
Upp = 10 Vs 9, = 85 °C 160 ns
Upp = 5 Vi Py = 25 % 250 ns
Upp = 5 Vs 9, = =45 °C 250 ns
Upp = 5VsP, = 8 ° 350 ns
Verzbgerungszeit Ty, Upp = 10 Vs %a = 25 % 80 né
Upp = 10 V39, = =45 % 80 ns
Upp = 10 Vs 9, = 8 % 110 ns
Upp = 5 Vi, = 25 % 160 ns
Upp = 5 Vid, = =45 °C 160 ns
Upp = 5 V;ﬁ’a = 85 %¢ 220 ns
Eingangskepazitét Gy UDD = 10V 12 pF
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. 561 TM 2

(8hnlich V 4013 D)

a1 [ B T - B R -
a7 [ T o2 2D
C 1 Ei 12'555 m=m4>§41
R1 4 T C 2 4R |-
D1 [5 @Rz 8o 1T (g2 LB
51[8 REIDY. g | 2
Uss 7 gs2  TLE3

NS IR

Bild 4: Anéchluﬁbelegung und Schaltungskurzzeichen K 561 TN 2 (Beuform 1)

Bezeichnung der Anschliisse: S ;
'« Setzeingang S 2

1 Q1 Auggang Q1 ) ' L8 g2

2 g7 inv. Ausgang § 1 9 D2 Dateneingang D 2

3 g1 Takbtelngang € 1 10 R 2. _Riicksetzeingang R 2
A7 R Riicksetzeingang R 1 =~ 11 Gz Takteingang € 2

5 D1 Dateneingang D 1 12 G2 inv. Ausgang Q 2

é S 1 Setzeingang S 1 13 Q2 Ausgang Q 2

7 Ugg Bezugspotential 14 Upp Betriebsspannung

Der K 561 TW 2 beinheltet zwei voneinander unsbhéngige D-Flip-Flops. Jedes der beiden Flip-
Flops verfiigt iiber einen eligenen Takt-; Setz- und Rilcksetzeingang. Die am Dateneingang D
anliegende Information wird mit der posotiven Flanke des Taktes C in dasyFlipfFlop iber-
nommen und erscheint an den Ausglngen Q und [ Wdhrend des Zustendes H des Taktes C wird
der Dateneingang blockiert. Mittels des Setz- uwnd Rﬁcksetzeinganges 188t sich das Flip~Flop
setzen (5 = H =» Q = H) und riicksetzen (R = H = Q = H). ‘

Einginge : ) Ausgénge
c D R S Q q
L/H=Flanke I L L L H
L/g-Flenke | H L L H L
H/L-Flanke | x L L Q Q ;

b b4 B L L H X = beliebiger Zustand

S E X L H H L + = ungiltige Verknlpfung

% x H H + +
Grenzwerte
Kennwert Kurzzeichen ; mine maxe - Einheit
Betriebsspannung Upnp ot -0,5 . | 15 v
Eingengsspannung Up ‘ -0,2 | Upp * 0,2 v
Eingangsstrom - Ir . ; 10 mh
Verlustleistung bei Uy = 25 °C | Byoy : ; 150 W
Verlustleistung Je Ausgangs- Piot - ) 100- mW
trangistor :




Statische Kennwerte -

i2

Kennwert Eurz~ = | HeBbedingungen min. MEX, Einheit
: zelchen : - .
| Betriebsspannung Upp o 3 15 A&
Stromeufnahme IDB UEB = 15 V3 ﬁig 15 73 20 /uA‘
: Up, = 0V; v, = 25° ;
Upp = 15 V“;,Hm = 15 V; 20 /uA
U, ® 0 Vs §, ==45° :
Upp = 15 V3 Upy = 15 ¥y 200 /AL&
Up, = 0V ¥, =85 °% ,
Eingangsreststron gzﬂ Upp = 15 Vi Up = 1573 0,3 Job
o ~ Up, = 0.3, =25 % .
Upp = 15 V5 Upy = 15 V3o 0,3 Job
Up, = © Vs ‘ﬁ'&; =45 ¢ ‘
Upp = 15 Vs Upy = 15 V3 1,0 ok
S gm s O 'gg: ,ﬁ-& = 85.00
Anggangsstr@@‘L I§5~ ﬁbﬂ = 10.Vg UIE' 10 V3 8,8 mh
) ! g = 0V ?}'QL‘ 6,5 ¥; i
1 7g s 357%
| Upp = 10 Vg Upy = 10 V3 1,1 mh
|Ugy, = 0 ¥3-Upy = 0,5 V3
TV, = =45 °¢ o
Upp = 10 ¥3 Ugy = 10 V5 0,675 Cmh
Upy, = 0 V5 Ugp, = 0,5 15 |
Ve = 85 °¢
Upp = 5 Vi Uy 5 Vs 0,5 mA
Up, = 0 73 U, 0,5 V3 S
T =25 °C
Upp = 5 Vi Upg= 57 0,62 mh -
Upp = 0 V3 Upp 0,5 ¥;
Tg = =45 °C
Upp = 5V U 5 7; 0,35 wh
Upp, = O V3 Uy 0,5 V;
Ta = 8 °C
Ausgangestrom H Tom Upp = 10 V5 Upg = 10 V3 0,6 mA
Up, = 0 V3 Ug 9,5 V3
Vo =25 %
Upp = 10 Vi Upy = 10 V; 0,72 mh
U, = 0V Uge = 9,575
L = =45 %
Upp = 10 V; U 10 V3 0,415 mh
UIL = 0V E’OL 9,5 Vi »
U, = 85 °C
Upp = 5 Vs U 5 V3 0,25 mh
UIL = O ?§ g@ﬁ 495 Fg ’
ﬁ—a. = 25 9 7 :
Upp = 5 Vi Upy = 5 V3 0,3 mh
Upy, = 0 V3 U, 4,5 V3
5}2 = =45 %0
Bpp= 53 © 5 V; 0,175 mk
Uy, = 0V3 U 4,5 Vs
Ve = 8 % :
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Eennwert Rurze Hefbediggungen mine BEX. " Einkeit
zelchen ,
husgangsspennung L | Uy Upp = 10 Vs Ugg = 740 Vi 1 v
bel kritischer Usy, 3,0 V; ¥, = 25 ¢
Eingangsspennung Upp = 10 Vi Upg = 7,1 V3 1 v
U, = 3,0V Vg = =45 % ,
SDDE 10 ¥ Umm’h(} ¥ 1 - ‘V
U, = 2,9 Vi 9, = 85 °C |
Upp ® 5 Vi Uy = 3,5 V3 ' 6,8 v
Up, = 1,5 V3 g = 25 °0 S
Upp = 5 Vi WIH =:3,6 V3 0,8 v
Uy, = 1,5 V3 g = =45 °C
Upp = 5 Vi Uy =3,57V; 0,8 v
Upp = 144 V5 9y, = 85 % »
Ausgangaspannung H UGE UDD = 10 Vi UIH a T,0 ¥ 9,0 v
bei kritischer Upp, = 3,0 V3 ¥, = 25 %g
Eingangsspeanung Upp = 10 Vi Upy = 741 ¥s 9,0 v
Upg, = 3,0 V5 5, = =45 °C
Upp = 10 Vi Upg = 7,0 V5 940 v
Up, = 2,9 V3 §p = 85 °C
UDD = 5§ ¥ UIE = 3,5 Vi 4;2 v
Upp, = 1:5 Vi g = 25 %C :
Upp = 5 Vi Upys= 3,6 Vs 4,2 v
Upp = 1,5 V35 g = =45 °C ~
UDD = 5 Vs UIH = 3,5 V3 4,2 ¥
Up, = 1,4 V3 9, =85
Dynemische Kennwerte (GL = 50 pP; UIH = UBB; UIL = USS}
Kennwert Eurg- HeBbedingungen min. BOX. Einheit
gelchen
frotieg- il | o S0 2700 A
gignals HLC 3)3) /
Impulebreite H u. L | tg3 ¥y |Upy = 10V 100 ns
Upp = 5V 250 ns
VerzBgerungszelt tppy | Upp = 10 ViV, = 25 °C 150 ns
Upp = 10 V3 g = <45 °C 150 ns
Uy, = 10 V5§, = 85 °¢C 210 ns
Upp = 5 Vid, = 25 °C 420 ns
Upp = 5 Vid, = =45 °0 420 ns
Upp = 5 Vid, = 85 °C 590 ns
Verzdgerungszeit tpm, | Upp = 10 V30, = 25 °C 150 ne
Upp = 10 V0 = =45 °¢ 150 ns
Uyp = 10 V59, = 85 o¢ 210 ns
Upp = 5 V39, = 25 °C 420 ne
Upp = 5 Vidr, = <45 ¢ 420 ne
Upp = 5 ViU, = 85 °¢ 590 ns
Eingengskepazltit Cy Upp = 10 v 10 i )




K 561 LS 2

&)
1 Upp T8 1 01 |
143 [2] ol 1A 4 4
B3 [3 7 18 =N e 02 U1
1A 2 [& 13 04 5 o
B2 [5 ZE I e 03 =
“IA 1 [B] 102 5 |
1B 1 [7] T 0 1 I 04 13
USS Ez EEIA g lA
B g
Bild 5: AmschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen K 561 LS 2 (Bauform 2)
Bezeichnung der Anschlilsse:
1 IB 4 Elpgang Gatter 4 9 I4 Steuereingang
2 Ia 3 Eingang Gatter 3 10 01 Auvusgeng Gatter 1
3 IB 3 Eingang Gatter 3 11 c 2 Ausgeng CGatter 2
4 is 2 Eingeng Getter 2 12 03 Ausgeng Getter 3
5 B 2 Eingeng Gatter 2 13 0 4 Auvsgang Gatter 4
6 IA 1 Eingeang Catter 1 14 IB Steuereingang
7 IB 1 Eingang Gatter 1 15 I4 4 Bingeng Gatter 4
8 USS Bezugspotentisl 16 Usp Betriebsspannung
Der K 561 LS 2 enth#lt 4 A¥D/OR=Auawahl-
IAn IEn 1A 1B On getter, von depnen Jjedes aus zwel Z2-Tip-
gangs-AlND=Gattern, die ein 2-Eingangs-0R=
. E L H H Getter ansteuern, besteht. Bin AND/OR-
B H H B H kuswahlgatter fealisiert die allgemeine
H L H L H Funktion:
L L L L L
1 0 u 1 L O, =TA, = IA + IB, = IB (n = 1 oo 4)
H L L H L ‘
L L H 21 L
H x B H H ,
z H B B H x = L oder H
Grengwerte
Kennwert Kurzzelchen mine meX. Einheit
Betriebsspennung Upp =05 15 v
Eingangsspannung Uy =0, 2 UbE + 0,2 ¥
Eingengsstrom II 10 mh
Verlustleistung bei U, = 25 °C | 2, . 150 %
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Keunwert Kurge HsBbedingungen min, max, Einheit
zelchen
Betriebagpennung Upp 3 15 v
Stromaufnshme Inp  |Upp = 10 Vs, = 25 % 100 Joh
Upp = 10 V39, = =45 °C 100 Juk
Upp = 10 V5, = 85 °C 1400 ek
Upp = 5 Vi = 25 °C 50 oA
) Upp = 5 Vs, = =45 °C 50 Juh
Upp = 5 Viv, = 8 °C 700 Joh
Eingangsreststrom | I, Upp = 10 V5 9, = 25 % 0,2 ok
' Upp = 10 V50, = =45 Zc 0,2 Jak
Upp = 10 V549, = 85 Qc 1,0 Juh
busgangsepennung L | Ugp Upyp = 10 V39, = 25 °C 0,01 ¥
Upp = 10 V597, = =45 °C 0,01 v
Upp = 10 V30, = 85 °C 0,05 v
Upp = 5 VivUg = 25 °C 0,01 v
Upp = 5 Vi@, = =45 ZG 0,01 v
, Upp = 5 Vs = 8 °¢C 0,05 v
‘ husgengsspennung H | Ugy Upp = 10 V505 = 25 °c 9,99 v
: Upp = 10 V50, = =45 ¢ 9,99 v
Upp = 10 Vo, = 85 % 9,95 v
Upp = 5 Vs, = 25 °% 4,99 v
Upp = 5 V38, = =45 °¢ 4,99 v
Upp = 5 Vs, = 85 °C 4,95 v
Avggangsstrom L Loy Upp = 10 Vs Upgy = 10 V3 0,65 mh
U, = 0 V3 Ugp = 0,5 V3
G = 25 °C
Upp = 10 V5 Upy = 10 V3 0,8 mA
UIL = 0V UOL = 0,5 V; )
g = =45 °C
Upp = 10 V3 Upyg = 10 V5 0,5 mA
Upp, = 0V Ugp = 0,5 V3
b, =85 °C
UDD = 5 Vg UIH = -5 V; 0,3 mA
Upg, = 0 V5 UOL = 0,5 Vg
T, =25 % ,
Upp = 5 Vs Uy = 57V 0,37 mk
U, = O Vs Ugp = 0,5 V3
fr, = =45 °c
Upp = 5 V3 Uy = 573 0,23 mh
Upp = O V3 Upy = 0,5 V3
G = 85 %
Auvsgengsstrom H IOH Upp = 10 V3 Upg = 10 V3 0,5 mh
UEL = 0V; UOH = 9,5 V;
Ty = 25 °C
Upp = 10 V5 Ugg = 10 V5 0,6 mA
Uy, = 0 Vs Uy = 9,5 V5
Vg = =45 %
Upp = 10 Vi Uy = 10 Vs 0,4 mA
U e O Vg ESOHE%S'V;

Py = 85 °¢
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Kennwert Kurg- HeBSbedingungen min. max. Einheit
) zeichen
huggangestron H IOH Upp =5 Vi Uy =5 V;OUIL 0V 0,12 mé
Ugg = 45 V;zﬁé =25 °C
Upp =2 5 Vs Upy = 5 V5 EIL O Vi 0,145 mh
UQH = 4,5 V3 ﬁ’a = =45 “C
) UBD = 5 Vi UIH = 5 Vg UIL 0V 0,095 mAi
Ugg = 45 V3 0, = 85 °C
Avsgengsspannung . L UOL UDD = 10 ¥; UIL = 3,0 Vs 2,9 v
bei kritischer Bine Urg = 10 V5§, = 25 ¢
£aNZespannung EDE = 10 Vg UIL s 3,0 V3 2,9 v
‘ ﬁzg = 10 V3 19“3 = =45 °c
UDD a 10 _V; UIL = 2,9 V¢ 2,9 v
Upg = 10 V5 fg = 85 °C
Upp = 5 vy UIE = 1,5 ¥y 0,95 v
Ug = 5 Vs g =25 %C° i
UDB = 5V vIL = 1,5 ¥y 0,95 v
Upg = 5 Vi (g = =45 °C
UDD = 5 V3 UIL = 1,4 V3 0,95 v
Upg = 5 Vs g = 85 %
husgangsspannung H UOH UDD = 10 Vi UIH e T,0 Vs Ts2 v
bei kritischer Bin~| Upp, = 0 Vi &, =25 °¢
gengsspannUnE UEB = 10 Vi UIE = T,1 ?; 7.2 v
Upp = O Vi g = =45 °C
Upp = 10 ¥V UIH = 7,0 V3 Ts2 v
Up, = OV; Oy =85 °¢
Upp = 5 Vi Upg = 3,5 ¥y 3,6 v
Uy, = OV; &g =257
Upp = 5 Vi Upy = 3,6 V3 3,6 v
UIL = 0 V; 19'& = =45 GC
Upp = 5 Vi Ugg = 3,5 V3 3,6 v
Uy, = O Vy &, =85 %
Dynemiasche EKemnwerte (Cy, = 50 pFy Upy = Upps Upp = USS)
Kennwerd Kurge HeBbedingungen min, max. Einhelt
Zeichen
Verzbgeruvngszelt tpyr: | Upp = 10 Vs ﬁé = 25 % 180 ns
tpm | Upp = 10 Vi, = =45 °¢ 190 ns
Upp = 10 Vs 9 = 85 °C 250 ns
Upp = 5 V¥ = 25 °c 450 ns
Upp = 5 Vigg = =45 °C 450 ns
Upp = 5 Viog = 8 % 560 ns

Impulediegramm: siekhe K 561 LE 10, Bild 3
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K 561 LP 2 4 Exklusiv-OR=Gatter mit je 2 Eingéingen

(#bmlich V 4030 B)

' A
14 Upp 21 =1 —
1 12 [2] 13 142 5
S 4
0 13 12 141 61 =1
0 2[4 19 0 4 8 -
1 21[5 00 3 o] =1 8
| 226} 9] 132 ,
~ 12 11
Uss [Z] 8l 131 137 =1

Bild 6: AnschluBbelegung und Schaltungekurzzeichen K 561 LP 2 (Bauform 1)

Bezeichnung der Amschliisse:

1 I 11 Bingeng Getter 1 8 I 31 ‘Eingeng Gatter 3
2 Ii2 Eingeng Gatter 1 9 I 32 Eingeng Gatter 3
3 01 Ausgeng Gatier 1 16 03 husgeng Gatter 3
4 02 Ausgang Gatter 2 11 0 4  husgeng Gatter 4
5 I 21 Bingeng Gatter 2 12 I 41 - Eingang Gatter 4
6 I 22  Eingeng Gatter 2 13 I 42 Eingang Gatter 4
7 USS Bezugspotenilel 14 UDD " Betriebsspannung
Einglinge Ausglnge
1 2 5 6 8 9 121 13| 3 4 101 11
L L L L L L L L L L L I
L H L H L H L B K H H H
§| L |H®E|1|®B|L|H®H|L|H|H|H B
H H H H H H H H L L 5L L
Grenzwerte
Kenawert Kurzzelchen min. BaX. Einkeit
Betriebsgpannung UEB =0,5 15 v
Eingangsspannung Uy =0,2 Upp + 0,2 v
Eingengsgstronm : Iy 10 mA
Verlustleistung beiJ, = 25 °C | Py . 150 BW
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Kennwert Kurz- Me8bedingungen BOX. Einheit!
gelchen
Betriebsspennung UEB 3 15 v
Stromeufnahme’ Inp Upp = 10 V5 f = 25 °C 10 Sk
Upp = 10 V3 ¢f = -45 % io Jub
Upp # 10 V; &, = 85 % 140" Juh
Upp = 5 Vs ¥, = 25 °%¢ 5 Juh
Upp = 5 Vi, = ~45 °C 5 oA
Upp = 5 Vi, = 85 °C 70 Juh
Eingengsrestatrom !II| Upp = 10 V3§, = 25 °¢ 0,2 Juh
Upp = 10 V5 §, = =45 % 0,2 JuA
Upp = 10 Vs 9, = 85 % 1 Joh
Ausgangsspannung L Ugy, UDD = 10 V3 ﬁ’& = 25 % 0,01 v
' Upp = 10 V57, = =45 °C 0,01 v
Upp = 10 Vs, = 85 % ¢, 05 v
Upp = 5 Vid, = 25 ° 0,01 v
Upp = 5 Vs, =~45 °C 0,01 v
Upp = 5 Vid, = 8 °C , 0,05 v
Ausgengsspannung H | Uy Upp = 10 V5 8,3. = 25 % 9,99 v
Up = 10V, = =45 ¢ 9,99 v
Upp = 10 V33, = 85 % 9,95 v
Upp = 5 V59, = 25 % 4,99 v
Upp = 5 Vi, = =45 °C 4,99 v
Upp = 5 Vs0, = 85 °C 4,95 v
husgengsstrem L Ior Upp = 10 Vio, = 25 °c; 0,6 A
Ugg, = 0,5 V
Upp = 10 V3 9, = =45 °C; 0,7 mA
UOL = 0,5 V3
Upp = 10 V319, = 85 °C; 0,5 mA
UOL = 0,5 ¥
Upp = 5 Vi, = 25 °C; 0,3 mA
Ugp = 0,5 V3
Upp = 5 Vi, = <45 °C; 0,35 mA
Upy, = 0,5 Vs
Upp = 5 Vi, = 85 °C; 0,25 A
Upp, = 05V
Ausgangsstrom H Ton Upp = 10 Vs, = 25 °0; 0,32 mA
Ugg = 95 V ,
Upp = 10 Vi, = =45 °C; 0,45 mA
Uog = 955V
. Upp = 10 Vi, = 85 °c; 0,25 mA
Ugg = 9,5V
Upp = 5 Vs, = 25 °cy 0,15 mh
Uog = 45V ;
Upp = 5 V3 0, = =45 °C; 0,21 mA
Ugg = 45V
Upp = 5 V3, = 85 %C; 0,12 mA
Uog = 45V :
husgengsspannung L UOL Upp = 10 ¥; UIL = 3,0 V; 2,9 v
bel krtischem Upg = 10V 9, = 25 °¢
Eingengegspannung UDD = 10 V; UIL = 3,0 V;: 2,9 A
Upg = 10 V5 g, = -45 °C
Upp = 10 V3 Upp = 2,9 ¥ 2,9 v
Urg = 10V; 9, = 85 °
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Kennwert Kurz- HeBbsdingungen mine. Ba%. Einheit
zelchen
Auggengesspannung b UQL UBD = 5 Vi UIL a 1,5 V3 0,95 v
bei kritischer Upg= 5 Vs U= 25 °g
Bingengsspennung Upp = 5 Vi Upp, = 1,5 Vs 0,95 v
Upg = 5V O, = =45 °c
Upp = 5 Vi Bpp = 104 V3 0,95 A
Uy = 5 Vs P, = 8 %
Ausgangsspannung. B SOH UI)E w 10 Vi Vo =7:0F3 T:2 v
bel kritigcher UiL = OV o ® 25 %g
Eingangsspannueg Upp = 10 V5 Uy = 7,0 V3 Ts2 v
Up, = 0 Vs Dy = =45 %a
Upp = 10 V3 Uy = T,1 V3 752 ¥
Upp = 0V §p = 85 %c
’EE}B = 5 V3 E;:LH = 355 H ,;gé v
Up, = OVy Pp= 25 g :
Upp = 5 Vi Upg =35 Vs 3,6 ki
Upp = OV Ug = <45 °¢ '
Upp = 5 V3 Upg = 3,6 V3 3,6 \
Up, = 0V; 9, = 8 °C
Dynamische Kenpwerte
Kennwert Kurz- | HeBbedingungen min. BaX. Einheit
geichen
Verzbgerungazelt tpurt | Ypp = 10 Vs ﬁa = 25 % 228 BE
tpg | Upp = 10 Vi, = =45 °C 225 ns
Upp = 10 Vi, = 85 °C 295 ns
Upp = 2 ?;ﬁa = 25 90 456 ne
Upp = 5 Vi, = =45 °C 450 ns
Upp = 5 Vi, = 8 °C 585 ne

Tmpulsdisgremm: siehe K 561 IE 10, Bild 3




chroner Paralleleingabe

JEEY S Y

K 561 IR 9 4bit = Schieberegister mit
(#hnlich ¥ 4035 D)
16l Upp ——{E C
23 C1 3] J 8 %
7 0 2 _;‘ K 0?2
303 - P %) 03
2rs 1E)
ez 2Lp3
Uge [8) ERCI —
SS VA S
Bild T: AnschluBbelegung und Schaltungskurszzeichen K 561 IR 9

Bezeichuung der Anschliisses

1 0 0  Ausgeng Q0

2 /G Steuereingeng True Complement
3 E Steuereingang K ~

4 g Steuvereingang J

5 R Riicksetzelingang

6 ¢ Pelttelngang

7 P/S  EBingeng parellel/seriell

& gﬁs Bezugapotential

Ber K 561 IR 9 beinbaltet ein viersiufiges,
gotaktetes, serielles Schieberegister mit
synchron suf die Stufen wirkenden parallelen
Eingtingen sewie einem Hber JR-Legik suf die
erste Stufe wirkenden geriellen Eingang.
¥enn der Stevereingang P/§ (persllel/
seriell) den Zustend L besitzt, werden die
Registerstufen 2, 3 und 4 in serieller Be-
Iriebsart hintereinsnder geschaltet. Hat

der Steuereingemg P/S den Zustand H, dann
gind die Paralleleingfnge zu den Register-
gtufen durchgeschaltet. In beiden Betriebe-
erten erfolgt die Informetionsiibernahme mit
der L/H-Flanke des Taktsignals.

Wenn der Steuereingang 7/C den Zustand ¥
besitzt, ist der washre Registerinhalt an

den Ausglingen 0 0 ... 0 3 verfiighar., Ist 7/C
im Zustend L, liegt en den Ausgingen 0 O bis
0 3 der komplementére Reglsterimhalt.

Uber den Eingeng R lsssen sich alle Reglster-

gtufen gemelnsem riicksetzen.

{Bauform 2)

9 IP © Perallelelngang O
- 10 IP 1 Parelleleingang 1
11 IP 2 Peralleleingang 2
12 IP 3 Parellelelngang 3
13 ¢ 3 Ausgeng 3
14 e 2 Auvsgeng 2
15 01 Ausgeng 1
16 Upp Betriebaspannung
Einglnge Regiséeraasgang Zu
JITE|IR] © i e
Q1 Q 1
L x| L| L/B~-Flenke L L
Bl x| | L/E-Flanke L H
|2} % | L| L/H-Flanke H L
H|L| L| L/H-Flanke Q1 ol
x| H| L| L/B-Planke B H
x|z | L| B/IL-Flanke Q1 Q1
x4 x 1 BE|] x x L
{(x = L oder H)

Die Steuerfunkiion des T/C-Finganges erfolgt
agynchron mit dem Taktsignsl.
Werden der J- und K-Bingeng der ersten Register-
stufen miteinender verbunden, wird die erste

Stufe zum D-Trigger.

Kennwert Kurzzeichen min. max, Einheit
Betriebsapennung UﬁB «0,5 15 v
Eingengsspennvng ‘ Uy =0,2 Upp *+ 6:2+ v
Eingangsatron II 10 mA
Verlustlelstung bei 9, = 25°C Piot 150 oW
Verlugtleistung Je Ausgangstrensistor Prot 100 m¥
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Statische Kennwerte
Kennwert Kurge MeBbedingungen eine mEXe Einheit
geichen .
Betriebsspannung ’UDD 3 15 v
Stromaufnshme Inp ﬂDD = 15 ¥; U 1, 0 v; 20 ‘/uj,
Ueg © 15 V;"éga = 25 9%
Upp = 15 Vi Upy = 0 V3 20 Job
Uy = 15 V3 ﬁ'@ = #45 ¢
Upp = 15 V5 Upp, = 6 v; 200 /b
- UIE31SV§ @’@38§QG
Eingengsreststrom iIIz Upp = 15 V3 Upg, = o “I;o 0,3 i
Uy = 15 V3 U, = 25 °C :
IR - 'y Vg
UDD 2 15 VS UIL = 0 V§ - 033 !ALA
Upg = 15 T3 Ty = =45 %¢
UBDg’iSY; gm“@?ﬁ 1 !ILA.
| Upg = 15 Vi Vg = 85 ‘¢
- Ausgengsspannung L UOL 1 Upp = 10 Vi Upg, = 0 Vi 0,05 ¥
Uppr = 10¥
IH
UDD g i; gl& = 0 V; 0,05 v
13 =
. I¥ ) )
Kusgengsspennung H | Ugy Upp = 10 V5 Ugp, = [ 9,98 ¥
Ueyg = 10 ¥ '
I )
'gDD & i 53 ’UIL =0 V3 ~ 4,95 v
m=s 2 ‘
Lusgengsstrom L Tos, Upp = :g z; gm g ggv 0,85 mh
U = s = o
'H 3 Ugg = Veo V3
f, = 25 ¢
Upp = 10 V3 Ugy, = 6V 1,05 mA
Upg = 10 Vi Ugp = 0,5 V3
Vg = =45 %
UDD 210 Vs UIL =0 Vs 0,59 mA
Un{ = 10 V; UOL = 055 VG
iy = 85 °c
Upp = 5 Vs Up, =0 V3 0,35 mA
Urg = 5 Vs UIL = 0,5 ¥
g = 25 °C
UDD = 5V UIL =0 Vs 0,43 mA
yumm 5 Vs UOLEQ,S’%
&, = -45 °C
UDD s 5 Vs UIL = O V3 0,24 mi
Uy = 5 Vs UOL = Qg§ ¥;
.a_e’ = 85 Gc .
Ausgengssirom H . Tog Upp = 10 ¥ Upy, = 0 Vi 0,6 - mh
U = 10 V3 U s 9,5 V3
IE & OH & b
ﬁ'& = 25 ¢
Upp = 10 Vs UIL = OV 0,72 mA
UIH = 70V§ UOK = 9;5 Vé
g = =45 °C
Upp = 10 ¥y UIL = 0 V{g 0,415 mh
Uy = 10 V5 Upnyy = 9,5 V3
YTH 5. YOR H §
D, = 8 °C




Kennwert Kurz- | MeBbedingungen min,e R&X, Edinheit
zelchen
Ausgangsstrom H IOH UDD =5 ¥ UI =5 V; UIL = 0 Vs 0,25 mA
Ugg = 45 V35 95 = 25 °C
UDDmEV;UIHﬁiv;UILaQV; 0,3 mA
Uoy = 45 V3 95 = =45 °C
Upp = 5 Vi Upg = 5 Vs Uy = 0 V3 0,175 mA
Uy = 45 V30 =85 %
Ausgengsspannung. L UoL UDD = 10 V3 Upy = 7,0 V3 K v
bei kritischer Uy, = 3.0V 9, =25 % :
Eingangsspannung UED = 10. ¥ LTIH s T, 1 ¥; 1 v
U = 3,073 J, = -45 %
UDD = 10 ¥ UIH s T,0 Vg i v
Upp, = 2,9 V5 9, = 85 °C
Upp = 5 Vs Upy = 3,5 V3 0,8 ¥
Upp, = 1,5 V3 9, =25 °¢ ,
Upp = 5 V5 Upy = 3,6 V; 0,8 v
Ui = 15V 0 = =45 %
Upp = 5 Vi lUpy = 3,5 Vs 0,8 v
Upp, = 1,4 Vi 9, = 85 % '
Auvagengsspannung H UQE UDI} = 10 V3 ’UIH. = 7,0 Vg 9 v
bei kritischer . Upp, = 3,0 V3 O, =25 °¢
Eingangsspannung UDD =10 Vi UII{ =T,1 Vs 9 ¥
Uy, = 3,0 V3 ¥, = =45 °%C
Upp = 10 V5 Upg = 7,0 V3 9 v
U, = 2,9 V3 9, = 85 °C , ‘
UDD = 5 Ve Em = 3,5 V3 4,2 ¥
U, = 1,5 V3 9, =25 % .
gDD = 5V UIH =3,6 V3 4,2 v
Upg, = 1,5 V3, = =45 %
EFQE = 5 V¥ UIH = 3,5 Vs 4,2 v
Uop = 1,4V 9, =85 °%
(GL =2 50 pF; Upg = Upps UIL = ’JSS}
Kennwert Kurz- | MeBbhedingungen min. mex., Einheit
zeichen
Flenkenzeiten des | tpr; |Up, = 10V 5 Jus
Tak’ssignals_ _ tLH Up= 5V 15 /us
Setzzelt der JK- ts;@ UDD = 10 V 200 nsg
Einglnge Up= 5V 500 ns
Takt- und RESET- tW UDD = 10 ¥ 175 ns
Impulsbrelte UDD = 5V 400 nsg
Verzbgerungszelt tPLH UDD = 10 V3 ﬁ“&; = 25 O¢ 235 ne
Upp = 10 V3 9y = =45 %C 235 ns
Upp = 10 V5 7, = 85 % 330 ns
Upp = S Vi9, = 25°% 650 ns
| Upp = 5 Vs, = <45 % 650 ns
Upp = 5 V3T, = 8 % 910 ns
Verzbgerungezeit | tpgy | Upp = 10 V;§, = 25 % 360 ns
' Upp = 10 V5§, = =45 °c 360 ns
Upp = 10 V39, = 85 °‘c 500 ns
Upp = 5 Vify, = 25° 800 ns
Upp = 5 ViV = 45 “C 800 ns
Upp = 5 Vid, = 85 % 1100 ns
Eingengskepazitit CI 10 pF




K 561 LA 9

3 NAND - Gatter mit je 3 Eingér

23

Serie K 561

(8hnlich V 4023 D)

122 2]
111 (3]
|12 [4]
113 (5
07 (€
Uss [7

12 Upp
13 133
2] | 32
11 1 31
003
510 2
8123

il

g L8
3 L9
g &0

Bild 8: Anschlufbelegung und Schaltungskuvrzzeichen K 561 LA 2 (Bauform 1)

Bezeichnung der Amnschlilsse:

1 I 21 Eingeng Gatter 2 8 I23 Eingeng Getter 2
2 I 22 EBingang Gatter 2 9 02 Lusgang Gatter 2
3 I 11 Eingeng Gatter 1 10 073 husgeng Gatter 3
4 112  Fingeng Gatter 1 11 © I 31  Fingeng Gatter 3
5 I13 Eingang Gatter 1 12 I 3z Eingang CGatter 3
6 T husgeng Gatter 1 13 - I 33 Eingeng Gatter 3
T USS Begugspotential 14 GDD Betriebsspannung
Iy Io I3 5; legische Fumkctien:
L L L H 01 =% 11 ¢ & 12 = L 13
L - L H H : -
L B L B 02 =121 122 123
L H H H ,
H L L B 03=131 °132°133
)1 L H B
B H L H
B B H L
(B =1 ccc 3}
Grengwerte
Kennwert Kurzzeichen Bine B&X. Einhelt
Betriebsspannung UDD =0,5 15 v
Eingengsspannung UI =0,2 Upp + 0,2 ¥
Eingangsstrom II 10 mh
Verlugstleistung bel Ptot 150 mn
g = 25 °c




Statische Kennwerte

Kennwert Kurg- HeBbedingungen mine Eax, Einheit
zelchen :
Betriebsspannung 559 ; 3 15 v
Stromaufnabme Ipp Upp = 10 Vs, = 25 % 5 ok
Upp = 10 V59, = =45 % 5 b
Upp = 10 V5 9, = 85 °c 30 Juh
Eingengsreststrom [III Upp = 10 V; Uy = 0 ¥V oder 10 V3 0,05 Juk
T, =25 % : .
UBE = 10 V¢ HE = 0 ¥ cder 10 V; v‘ 0,05 /uA
§y = =45 %
Upp = 10 V3 Up = 0V oder 10 V3 1 Juh
} T, = 85 °C '
Ausgangsspannung L | Vg Upp = 10 ¥; 0, = 25 % 0,01 v
Upp = 10 V5§, = =45 % 0,01 v
Upp = 10 VsV, = 85 % 0,05 v
Ausgengsspannung H | Ugyy Upp = 10 V59, = 25 % 9,99 v
Upp = 10 V59, = =45 °C 9,99 v
fUpp =10 ¥; T, = 85 9,95 v
Ausgengsstrom H IOH Upp = 10 V;ff& = 25 QC; 0,3 mh
Ugg = 9:5 V ;
Upp = 10 V50, = =45 %0 0,35 mA
Uy = 955 ¥
Upp = 10 Vi, = 85 0,24 mA
Ugg = 9,5 ¥
Upp = 5 W39, = 25 °cy 0,12 mA
UOK = 4,5V
Upp = 5 Viv, = =45 °c; 0,15 mA
Ugg = 4,5V
Upp = 5 Vi, = 85 °¢ 0,095 mA
Vo = 45 ¥ |
Ausgangssiron L Tog, Upp = 10 V5 - = 25 “¢; 0,25 mA
HOI; s 0,5V
Upp = 10 Vi J = =45 °c; 0,3 mA
Ugy, = 0,5 7
Upp = 10 V; 9 = 85 % 0,2 mA
Ugy, = 0,5 ¥ '
Upp = 5 V39, = 25 % 0,12 mA
Ugp = 0,4 ¥
Upp = 5§ Vi, = =45 °C; 0,145 mA
Up, = 0.4 V
Upp = S Vi, = 85 °c 0,095 mA
Ugp, = 0,4 V
Avsgengsspannung L | Ugy Upp = 10 V30, = 25 %0y 2,9 v
bei kritischer UIE = 7,07
Eingsngsspennung Upp = 10 ViU, = =45 OC; 2,9 v
an einem Fingeng Upg = 7,1V
Upp = 10 Vs 9 = 85 °0; 2,9 v
Ug = 7,07
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Kennwert Kurg- MeRbedingungen min. HWAX . Einhelt
zelchen
_husgangsspennung H | U,y Upp = 10 Vs ﬁé = 25 °c; 7.2 ’ v
beil kritischer Ugy, = 3,07 :
Eingangsspannung Ugp = 10 V3 D = =45 ° 7,2 v
sn einem Eingeng UIL = 3,0V
Upp = 10 V3 0, = 85 % 7,2 v
Upg, = 2,9V

= Ugg)
Kennwert : Kurg~ ﬁeﬁbeiiﬁguﬁg&n mine WSX . Einheit
. zeichen
Verzdgerungszelt Yppy Uy, = 10 Vi U, =25 8¢ : 125 ne
Upp = 5 Vi, =25 °C ' 180 ns
Verztgerungszelt touy | Upp = 10 ViU, =25 °¢ 125 ns
~ Upp = 5 Vi, =25 °C 200 ns

Impulsdiegremm: siehe K 561 LE 10, Bild 3



K 561 TW 1 2 x JK-Flip-Flop
(8hnlich V 4027 D) 8 [T
: 15
01 Q1 [ 14
18] Uce B Aoy
" 1
15 Q1 K1
AR I
?ﬂm Lds2 | 1T :
12 R 1 5 023
LK 2C2
j@J1 2 3K
g - 1R2

Bild 9: AnschluBbelegung und Schaltungakurzzeichen K 561 TW 1 (Bauform 2)

Bezeichnung der Anschliisse:

1 Q2 Ausgeng 2 9 S 1 Setzeingang 1
2 Q2 invertierender Ausgang 2 10 J 1 -J=Eingang 1
3 C 2 Tekteingeng 2 1t K1 K~Eingang 1
4 R 2 Riicksetzeingang 2 12 R 1 Ricksetzelngang 1
5 K2 K-Eingeng 2 13 ¢ 1 Tekteingeng 1
6 J 2 J-Eingang 2 14 Q1 invertierender Ausgang 1
7 S 2 Setzelngang 2 15 Q1 Auagang 1
& USS Bezugspotential 16 Upp Betriebsspannung
= Der Schaltkreis K 561 TW 1 enthHlt 2 funktio-
tn tn+1 nell unabhéngige JE~Flip~Flops. Jedes Flip-
e - Flop het 2 Ausginge (Q, §) und 5 Eingtinge:
Q| Jl K| 8| RrR| G Q| T
J = Vorbereitungseingang fiir einen
L|H| x| L| L| L/H-Flanke| B | L H-Pegel
il x L|L| L| L/H-Flanke| ¥ | 1 ¥ = Vorbereitungseingang flir einen
L{L|x|L| L| L/HFlanke| L | K I-Pegel ‘
H|{ x| HBE| L| L| L/H-Flanke| . | & S = unenhingiger Setzeingang filr H-Pegel
x| x| x| 1| 1| B/I-Flenke Q, ﬁ; (von auBen einstellbar)
x|zl x|zl 1!l« ] 1 R = unabhéngiger Setzeingang fir LePegsl
sl x| x| 1| ulx Ll o= (von auBen sinstellbar)
|l x| x| 8|8l % | E ¢ = Takteingang
‘ (z = L oder H)
Grenzwerte
Kennwert Kurzzelichen min. HE&X. Eipheit
Betriebasspannung gBD g, 5 15 v
Eingengsspeanung UI =0, 2 UED + 0,2 v
Verlustleistung Ptot 150 m¥
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Kennwert Kursg= MeSbedingungen .. min. max. Binhelt
gelchen
Betriebsepannung ﬁBB ; 15 v
Stromaufnehme Inp Upn = 10 V5§, = 25 "zc ' 20 Juk
: Upp = 10 Vi, = =45 Qc 20 /oA
Upp = 10 Vi gy = 85 ﬁﬁ 280 /uA
Upp = 5 Vidy = 25 © 10 Jub
gy = 5 Vid, = =45 %0 10 e
Upp = 5 ViV, = 85 °C 140 ok
Eingengsrestzirom }:I! G, = 25 e 0,2 | yuh
3, = =45 ¢ 0,2 | b
9, = 85 °¢C 1 ok
husgengsspannung H | Ugy Upp = 10 Vid, = 25 %¢ 9,99 ¥
Upp = 10 V3 ¥, = =45 %0 9,99 \
By, = 10 V3V, = 8 °0 9,95 v
Uy = 5 ViPy = 25 M 4,99 A
Uy = 5 Vi = =45 °¢ 4,99 ¥
Upp = 5 Vi, = 85 °%0 4,95 v
Ausgangsspennung L | Ugg Upp = 10 V3 {7'& = 25 ¢ 0,01 v
Upp = 10 Vi g = =45 g 0,01 v
Upy = 10 V59, = 85 °C 0,05 ¥
Upp = 5 ViU = 25 °c 0,01 v
Uy = 5 Vi = =45 °C 0,01 ¥
Upp = 5 ViU, = 8 °C B NN B
husgangsstrem L Iog, Upp = 10 V3 0y = 25 Sy 0,6 mh
Ugp, = &5 7 ;
Gy = 10 Vi Vg = <45 O¢ 0,72 mh
Ugy, = 05 V
g};; = 10 Vs 0y = 85 %a, 0,5 mh
Ugy, = G:,5 ¥
Uy = 9 Vidy, = 25 °c, 0,3 mA
Yoy, = 6,5 V
Upp = 5 Vi Uy = =45 Cg, 0,3 mA
U = 05V -
Uy = S ViU, = 85 °C 0,24 mA
Uy = G5V ‘ ;
Ausgangsstrom I Ioy Upp = 10 V3 P, = 25 egs 0,33 mh
Ugg = 9V ‘
Upp = 10 V3 9, = <45 °c; 0,4 BA
Ugg = 9 ¥
Upp = 10 V3 I, = 85 °0; 0,27 @A
Uog = 97
Upp = 5 Vidy = 25 °0s 0,14 roh
Ugg = 42V
Upp = 5 ViV = =45 °C; 0,17 A
Ugy = &2V
Ugp = 5 VsV = 8 %0 0,063 nk
Ugg = 42V




(¢g = 15 pF)

28

Eennwert Kurg= HeBbedingungen Bin. B&X, Einhelt
zeichen

Verzdgerungszelt Spyy i Upp = 10 V3 ﬁs = 25 %C 150 ns
tpry Upp = 5 Vi, = 25 °¢ 400 ns

K 561 1D 1 BCD/Dezimaldekoder

(8hnlich V 4028 D)

Bild 10: AnschluBbelegung wnd Schslﬁungskurzzeiehen K 561 IB 1

Bezeichnung der Anschliisse:

1 0 4 Ausgang 4
2 02 husgeng 2
3 0@ Ausgang 0
4 o7 husgeng 7
5 09 Ausgeng 9
6 05 Ausgang 5
7 06 Ausgeng 6
& ﬁSS Bezugspotential

bC

Fr\hﬁrc"i
WM~ O

TLITILEEE

10
11
12
13
14
15
16

AV A e ) IR WL R o B ¢ +)

62 © O O O

Ausgeng 8
BCB-Eingeng 0O
BCD-Eilngeng 3
BCD-Eingeng 2
BCD-Eingang 1
Ausgang 1

Ausgeang 3
Betriebsspennung

(Bauform 2)
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Serie X 561

29-
E , , ) - : Der X 561 .ID 1 enthdlt
‘T O[T 1|I 211310001 4@ 2|0 3|0 4/0 5/06/070803 : einenB@Gpezimgléﬁekeéem
* , T ‘Der ausgewdhlte Ausgeng
!l el L | B} L|E| L B} L}k L- L " zeigt H-Signel, die rest=
Elvio|lL|BE|L|LE}L|ELE Ly L L L lichen Ausginge L-Signel.
rlelzlols| Bl || L|L )L L i-%
Elglonl ||| L |HE| |} L}k L L
L|L|H LA IR S VO N G /SO0 I - G S PRI s PO VR QN ) B (R
BlrjElL)L|®|L|L|  |B D L|L| L
sleleglslslzjels|z|s|B8|L]| LD
ElBE|E| L L|L]|L]|L LI Ll LI E| L L
KV IS B PO I : O N PR A R VR A /2 I I PO N TR VR A L
glll®gllx|®{L|%| 5| %|L|L|H
L|E|L|®B|L|L|L| L} L L}L) K H| L
glglslEgl]| | ||| |L|L|L|H
L|L|B]|HE|]L|L|L L|L|L{L]|Z|H L
glstegleglsl]Le|L|2|E|L| 2] L|H
zleglelglzlzle|le|sln|e|L|HE|L
gleglgleglelziz)s | L] L |%L|L L ¥
Kennwert Kurzzelchen min. “mex. Einheit
| Betriebsspennung Upp -0,5 15 R
Eingengsspannung U’I =0, 2 UDD + 0,2 ¥
Eingenggstrom Iy 10 - mA
Verlustleistung Prot 200 . ¥
Statische Kennwerte
Kennwert Kurz~ - | MeBhedingungen Bile nex. Einheit
zelchen .
Betriebsgpannung U;DD o 3 15 v
Stremsufnshme Inp Upp = 15 V 100 /nA '
EBingangsrestetron {111 Upp = 15V - : 0,3 /b
husgengsstrom L- IQL ‘UDD = 10 Vi UIL = Q Vg 1,2 mA
Upg = 10 Vi Ugy = 0,5V E B
Upp = 5 V5 Ugg, = 0V 0,6 mh
ﬁm = 5 V3 UOI.{ = 0,5V
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Hefbedingungen

Einheit

Kenzwert Burzs min. mex,
‘ geichen
husgengsetrom IOE UBD = %Q ¥ EIL = 0 V5 0,95 mA
KB Upg = 10 ¥4 gy = 9,5 ¥ =
Upp =5 V3 Upp = 0 Vg 0,45 mA
, ’ | Umg = 5 V3 Ugg = 4,57
Lusgengaspennung L HQ& QEE = 10 Vg ﬁzw =T ¥; 1 v
bei kritischer Upp = 23V
Eingangsspannung Ugp = 5-¥s QIH = 3,5 V; 0,8 v
: UfL = 1.5 ¥
Ausgengsspannung H g@& EBE =10 ¥y ﬁIH =7 ¥y g v
bel kgitigsher SIL = 3 ¥ s
Eingengsepanaung Upp = 5 V3 Urg = 3:5 V3 442 v
- Upp, = 1.5 ¥
Dynenlsche Kennwerte
Kegnwe?t A Eurge HeBbhedingungen min. mEx. Einheit
zelchen ) )
 Verziigerungsgeit tppré | Ypp = 10 V3 Upp = 0 Vg 230 ns -
: tPLK UIH 2 10V GL = 50 pF .
GE}} = 5 Vg azL s 0 Vg 580 ns
i . Uy 3.¥5 Gy = 50 pF
| Eingengskepazitd?l GI Upp =10V : 10 pF
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N

8stufiges bidirektionales paralleles /serielles Busregister

(8hnlich ¥ 4034 D)

Bs[jk
B5 [3
B 4 [4
B3 [B
B2 [6
B1 [7
Bo[8
AE [E

IS o}
Al [
Uss 12

Bl —

24 Upp L les B0 [
2 SR
22 A6 A 555
71 A S St Sé—%
AL 6 % oe 2
@A R B7 L
g A2 19

7 A

RG—=

16 A O
5] C
14 AlS
3PS

i
fem]
P BT BB

o PR

o
las!

C Bild 11 Aﬁ@@ﬁléﬁb@lagﬁ@g und Scheltungskurzzeichen K 561 IR & (Beuferm 3§

Bezeichnung der Anschliizse:

3 B 7“¥ 13- BfS Steuereingang parallel/seriell
2 B & 14 L/ _Steuwersingsng asynchren/synchron
3 B 5| Ein-/Ausglnge fir , : 15 g Takteingang ‘
4 B4 parallele Daten— i6 40
-5 B3 ein- und -susgabe ’ ‘ 17 &1 .
.6 B 2 ' 18 A‘E\? Bin-/Auvsgabe fiiv
7 B 1 i 19 A3 parallele Daten~
8 B OJ ; 20 A éuf ein- und -auggabe :
g AR Freigabe Datenleitungen 21 A5
Ksnal & : 22 & 6%
10 Is Eingeng serislle Dateneingabe - 23 & 7) )
11 i/B Steuereingang D&temtr&anev 24 ﬁBE Retriebsspapnung
12 . USS Bezugsp@@en@;al '
LE | ®/S| E/B) ASS srbeltsweise
L L L b4 geriellier Hode; serieller Dateneingeng: A-Ausginge gesperri
L L H z ‘gerieller Hode; serieller Pateneingeng; Kenal-B-husgabe
L H L L paralleler Hodey B%ﬁyﬁ@hr@Q@‘Eimgé@ge; L-Betensusgiinge gesperyt
L. B L B paralleler Meode; B-asynchrene Eingsnge; h-Datensusginge gesperrt
L H H L paralleler k@@me L-Fingebe gesperrt; B-Ausgabe; synchr. Batenvmlaul
L B H H paralleler Hodes A-Elngabe gesperrt; B-Ausgaebe; asymchr. Detenumlauf
B L L x. gerieller Modes synchrene serielle Datemeingabe; Eenel-A-Ausgabe
H L B x gerieller Mode; synchrome serielle Dateneingabe; Kanal-B-Auszgabe
H H L L peralleler Hede; syachroner Elngeng Ksnel B Kensl-A-Ausgabe
B : 4 B L perelleler HMode; synchrone Eilngebe Xamal 2; Kenal-B-Ausgabe
E | E H 1 parelleler Hede; asynchrene Eingabe Kanal R;,K@galmﬁmgusg&be
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Kennwert e Kurzzeichen Cming : mex. - Einheit
Betriebsspanuung . Upp 1 0,5 15 v
Elngengsspennung Up S =0,2 Upp + 02 | v

- Kennwert Kurg- | MeSbedingungen = - min. | mex. | Einhelt
; ) gzeichen ’ - !
‘Betriebsspannung Uy C b 3 15 v
Stromsufnshme I Upp = 10 V5 9, = 25 % 100 Juk
S Upp = 10 Vi §, = =45 ¢ -1 100 b
Upp = 10 V5 9, = 85 °c , - | 2000 Jub
Upp = 5 Vi, = 25°% ' S50 | A
Upy = 5 Vs g, = -45 °%¢ 50 Jeh
Upp = 5 Vs, = 85 % ' 1000. /b
Bingengsreststrom IIIJ Upp = 10¥; 9, = 25 ¢ R T Q.05 /b
, Upp = 1075 4, = =45 % 0,05| uA
R , Upp = 10 Vs g, = 85 ¢ - 1 Jub
husgengsspannung L | Ugy Upp = 10 V3 fg = 25 °c L . 0,01 v
' o gﬁg = 10 Vs «B‘& = =45 QQ . 0,01 v
Upp = 107V 9, = 85 % 0,05 ¥
Upp = 5 Vi, = 25 % 1 0,01 v
Upp = 5 V3 9, = =45 °C 001 V-
; | Upp = 5Vig, = 85 % | 0,05 ¥
Ausgangsspanmung H | Upy | Upp = 10 V3 9, = 25 % 19,99 v
Upp = 10 Vs, = =45 %¢ 9,99 v
Upp = 10 V3, = 85 °¢ ‘ 9,95 v
Upp = 5 Vs 9, = 25 % 4,99 v
Upp = 5 Vig, = -45 °C 4599 v
, A : Upp = 5 Vi, = 85 °C 4,95 v
Avsgangsspannveg L Uy, Upyp = 10V Upp = 3,0 V4 1 v
bei kritischer Urg = 7,0 Vi & = 25 % N -
Eingengespannung Upp = 10 V5 Uyy = 3,0 V; | v
Los . 5 glﬁ' = 7§1 V; (ﬁa@ = _,,45 @C, - -
UEB a 10 V; E';II@ = 2,9 V; - - ¥
Upg = 7,0V; O, = 8 % - o
[¥%p= 5 ¥ Upg, = 1,5 V5 ‘ 0,8 v o
Upgp = 3,5V 9, =25 % | |
Upp = 5 ViU = 1,5 V; . 0,8 v
Upg = 3,6 V5§, = =45 °C -
Vpp = 5 Vi Upp o= 1,4 V5 0,8 ¥
Vg = 3,5 Vs 9, = 85 % ~
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Kennwert Kurg- HeBbedingungen . i WEX, Einkeit
zelchen
husgengsspennung H | Ugy Upp = 10 V5 Upy = 3,0 V5 9,8 v
bel kritischer Uy = T:0 Vs Vg 25 % o :
Eingengsspannung Upp = 10 V¥ UIL 3,0 Vs 9,0 v
Upg = To1 V5 5g = =45 °¢ ~
Upp = 10 V3 Upp = 2,9 Vs 9,0 v
Upg = 7,0 V5 97 = 85 %g
{’EDD = 5 V3 E’IL = 1,5 V3 4,2 v
Upg = 3,5 Vi O = 25 g : '
UDD‘Vﬁ 5 Vs UIL = ‘395 Vs 452 v
Upg = 3,6 V3 7 = =45 °C .
Upp = 5 Vi Upp = 1,4 V3 4,2 v
- . UIH = 3»95 Vs i ’g’a = 85 gc :
Ausgangsstrom L IO‘L Bpp = 10 Ve 1‘}& e 25 %0y G, 14 fith
Ugp, = @5V , :
Upp = 10 Vi J, = =45 °C; 0,17 A,
UGL = 0,5 VY
Upp = 10.V5 9, = 85 °; 0,11 mh
Upr, = 05 7 ‘
Upp = 5 Vi, = 25 °C; 0,05, mA
Ugp, = 0.5V , ,
Upp = 5 Vi Dy = <45 °¢; 0,06 mh
UQL = 095 v . N N
Upp = 5 Vs 9y = 8 ¢ 0,04 mh
UOL = 0,5V ’
Ausgengsstrom H Iog Upp = 10 V;ﬁ’& = 25 %; 0,05 mA
| Vow = 95 |
Upp = 10 V3 9y = =45 °C - 0,07 mh
UGH = 995 v y . R
Upp = 10 Vi J = 85-°¢; 0,04 - mh
Ugg = 95V i .
Upp = 5 Vi¥g = 25 °C; 0,02 wh
Uy = 4,5V e
Ugp = 5 Vi Uy = =45 °C; 0,028 mh
Upyg = 45 V
Upp = 5 ViU, = 85 e 0,016 nh
Ugg = 45V
Kemnwert Kurze= ' MeBbedingungen mine BEXe " Eibhei®
zeichen ‘ -
Verzégerungszelt tpys | Upp = 10 Vi vy = 25 °¢ 620 18 .
toug | Upp = 5 Vid, = 25 e 1250 ns
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K 561 TM 3 4bit Auffangregister

(8bnlich V 4042 B)

Q4 [ §3~UDD 44D e Q1 é
01 [2 o a% ;
— 10
a1 [3] 14 D¢ “— D2 Q2,9
D1 &) 3 D3 i
¢ 5 7l a3 e Q3,12
=T 11 03 i 1
D27 0 a2 Lipy G4 B
Uss 902 5 [ |
: = L
P |
. /
B1i1d 12: AnschluBbelegung und Scheltungskurszeichen K 561 TM 3 (Bauform 2)
Bezeichnung der Anschlilzsse: oo
1 Q4 Ausgang 4 -9 §7 invertierender busgeng 2
29 busgeng 1 o 10 g2 busgung 2 ‘ ’
3 a7 invertierender Ausgeng 1 11 Q3 husgeng 3
4 D1 Deteneingang 1 12 83 invertierender Ausgang 3
5 ¢ Tekteingang 13 D3 Dateneingang 3
6 P Polarit&teeingang 14 B4 Dateneingang 4
7 D2 Dateneingeng 2. 15§ i invertierender Ausgsng 4
& QSS Bez&gsp@tgnﬁi&l ; k 16 ‘EEE Ee@riahs%pannnng
Der Scheltkreis K 561 TH 3 beinhalted 4. 7@15@hem%p®l@h€ ,
die von einem gemelnsemen Taki g@1ai@n werden. Die Tus b c P Q Q
formation an den’ Qaw@mefngangea wird an die Ausglnge Q T, 1 .| 1 "
und § wihrend des FTelktzustandes gegeben, der durch den H T, I, Bl
Eingang “Poleritiét® (P) festgelegt wird. Fiir P = L B B 1 u 1,
wlrd 'der fr&agfer bel € = L und fiir P = H bel ¢ = H 1, u g, gl 1
durchgefihrt. Die Ausgiinge folgen golange dem Eingeng, 1 K H 1, "
bis die L/H~Flenke deés Taktsignals (bei P = L) bew, die’ L L H L q
H/I~Flanke (bei P = H) erreicht let. Ab dieser Flanke H 1, q Ll m
blelbt die Informatien im Flip=Flop zwia@hengasp@lgﬁ@rt E 1, I H 1
(Latch). i B | 5| 8| 1
‘ L | L E| & T
Ly L L L| H
oo R N R
" H B Bl Lo H
7 , - H B H B L
Kennwert Kurzge- mine | mex. | Bink,
g zelchen : :
Betriebsspannung U =0, 5 15 v
Eingengsspennung U =0, 2 QSB + 6,2 v
Bingengestrom . | Ty 1 mi
Verlustleistung | P, . 150 ¥
bei ¥V, = 25 °C
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Serie K 561

Stetische werte
Kennwert Kurz= HeBbedingungen ming BEX., Binkeit
: zelchen : - : -
Betriebsspannung ﬁz@ 3 15 v
Stromaufnshme Iop Upp = 10 V3 g 20 Jub
’ . Upp = 10 gff& 20 g-’“& . X
E}ggs 16 Vg r§‘7§§ 286 f;lgé;
Ugp = 5 Vi ¥y 10 ok
Upp = 5 %'g{%% 16 !ﬂm ;
) : ‘ @EB = 5 ¥: %& 4 140 /uﬁs
Eingasngsreststron i;{li Upp = 10 Vi 0y 25 0,2 Fob
’ ' fzfgg = 10 "&";ﬁ& 45 042 /u&
\ 1 Upp = 10 Vi, = 85 1 b
husgengssparmung L UGL ES‘BQ = 14 ¥ ‘E}'H& 70 G§G'T G
: o Uy = 10 V3 T = 25
Upp = 10 V5 Upp 0,01 ¥
Urg = 10 V3 g
EBB = 18 V3 ’dz; G, 05 v
31}3 = 10V @“’&
Upp = 5 Vi Ugg 8,01 7
U= 3 Vs 9y
Upp = 5 Vs By 0,01 \
Upg = 5 V5 Gy
Upy = 5 Vi Upp 8,05 ¥
Ug = 5 Vi 0y ,
Ausgangsspannung B | Yy Upp = 10 V3 Uy, 9,99 2N
: ‘ Efzga?é}‘;f;,{&
‘[EBB: é 10 Vi Ugg %,99 v
. U = 105 gy
BQE = 10 Vg SEL 9:95 v
Upg = 10.¥5 0y
ﬁpf@ = 5 ¥y ‘?571 4,99 v
Upg = 5 V3 g
Upy = 5 Vi Ugy, 4,99 v
U = 2 Ve T
1 U0pp = 5 Vi Uyy 4,55 ¥
Upg = 5 V3 9y
Ausgesngsstrom L Ion Upp = 10 ¥4 3’8 0,5 mA
UOL = 0.5V
Upp.= 10 73 T 0,6 A
Uor, = 92 7 -
Upp = 10 Vi U 0,45 - mh
Vg, = 05 ¥ A ;
Upp = 5 Vs U5 0,2 mk
Ugy, = 0,57
Upp = 5 V5 g 0,24 mA
: o, = 9.5 ¥ o
Upp = 5 Vi Uy 0,18 BA
Yoy, = 0,5V
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Kennwert Eurz- | HefSbedingungen min. maX. -Einheit
- zelchen .
husgesngastrom H Loy Upp = 10 V5§, = 25 °cy 0,45 - mA
' : Ugg = 95 ¥ i “ .
Upp = 10 ¥ 0 = =45 °c; 10,34 - mA
Ugy = 955V ' .
Upp = 10 V5 9, = 85 %y 0,4 mh
U@H = 995 ¥ ’ o~ o ‘
Upp = 5 Vi, = 25 %6 0,175 - mA
UOE = 495 v
Upp = 5 Vif, = =45 °0; 0,2 mA
Ugg = 45V '
Upp = 5 Vi, = 85 °0; 0,15 ®A
; : : Upg = 457
husgangsepennung L] UGL UDB = 10 Vi Um = 790 Vs 2,9 v
bei kritischer Upp = 3,075 9, =25 %
Eingengsspannung Upp = 10 ¥y UIH = 7,1 Vg 2,9 v
Upg, = 3,0 V3 9, = =45 °C
Upp = 10 V5 Upy = 7,0 V5. 2,9 v
\EIL = 299.?5 'ﬁ'% = 85 gc ’
Ugp = 5 Vi Up=3,57; 0,95 v
Upg, = 1,5 Vs I, = 25 °¢
Upp = 5 V3 Uy = 3,6 V; 0,95 v
UIL'” 195 V3 ‘\7’& = =45 9 :
UBD = 5 Ve UIH':S' 3,5 Vs 0,95 v
o } U, = 1.4 V5 9, =85 %
husgengsspennung H UOH Upp = 10 V3 UIH = T,0 Vg 7,2 ¥
bei kritischer U = 3,0 V3 9, = 25 %
Eingengsspennung Upp = 10 V3 UIH = 7,1 Vi 7.2 ¥
' Ug, = 3,0 V5 g = =45 °¢
Upp = 10 V5 Uy = 7,0 V3 7,2 v
U, = 2,875 9, =85 % .
UDD = 5 ¥ UIH s 3,5 V? 356 v
Upp, = 1.5 V5 9, = 25 %
Upp = 5 V3 Upg = 3,6 V3 3,6 v
Upg = 1,5 V3 9, = =45 °C
gBB 5 Vs gn{ = 39}5\V§ 3,6 ¥
Upp, = 1,4 Vs ¥, = 85 °C
Kennwert Rurg= HeBbedingungen ‘mine BeX. Einheit
zeichen . :
Verzigerungszeit tpgrs |Upp = 10 ¥; 9, = 25 Zc 560 ns
tprr | ¥pp = 10 V3 ﬁ*& = =45 @ 560 ne
Upp = 10 V2, = 85 ¢ 720 ‘ns
Upp = 5 Vi 9, = 25 % s80 | me
Upp = 5 V3V, = =45 %¢ 980 ng
Upp = 5V, = 8 ¢ 1260 m8
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Serie E 561

(Blnliek V 4066 B)

Z0 [Z
z1 [3
Y 1 [4]
E1 [E
E2 [B
Usg [7]

14 Upp

3 E O
2 E3
1 v 3
g z 3
8 2 2
8l Y 2

¥i1d.13: Amschlufbelegung und Schalitungskurszeichen K 561 KT 3 (Bauform 1)

Hereichnung der Anschliisse:

‘ Y e Bin=/Ausg

20 Bip-/Ausgeng Kanel E @
£ 1  Eip-/Ausgeng Kenel E 1
¥ 1 Fin-/Ausgeng Kaxel E 1
E 9 Stevereingang Kensl E 1
E2 Stevereingeng XKenel E 2
Ugg Bezugdpotential

-l

- Kepel B ©

|

8

9
10
11
12
13
14

“TSW 1

13 f YO s

EO ZOwﬂZ

Y —

S e Zj*. 3

' SWivs 8
Y2 |

Lk 35 =2

- SwW.ol &g LU

{0 ||

Ein-/Ausgesg Kensl E 2
Ein-/Ausgang Kenal E 2
 Ein-/Auggeng Kemal E 3
Eine/husgang Esnel B 3
Steuercingeng Kensl E 3
Steueréingeng Kemgl E O

Be¥riebsspannung

Der Schaltkreis K 561 KT 3 éenth8lt 4 voneinsnder unsbbinglge bilaterale Analogséhalter. Je
Schalter ist ein Steuvereingang B, vérhanden; mit dem dieser vem EIN- in den AUS-Zustend und
umgekehrt gescheltel werden kann.

En31{ 4

Sckalier ein

E, =L = Schalter aus

Kennwert Zurzzelchen | Mefbedingung min, Einheit
Begriebsgpaniung LI 20,3 v
Bingeogespamnnueg | Up 0,2 Upp *+ 92 v
Ausgengsatren Lo Upp = 5V : -

HED, = 1Q V b

Upp= 9V A,
Yerluvetlelatung Fﬁet i
Lastkepasitit ¢y, 1) pF

1}  bei eimer Frequenz des Binge

garentiert

;esignals von & 10 kHs, dynemische

Eennwerte wevder micht



Stetische Kemnwerte

38

pp= 57 5000

Kennwert Kurge KeBbedingungen Bin. BAT. Binheit
zeichen
Betriebsespannung Usp 3 15 ¥
Ausgengsepennung H UQ& EDD = 10 V3 ETIL =0 Vg 9,57 v
LIIH = 10 Vi RL = 10 kOhm;
- =25 %
Upp = 10 V5 Bpp = 0 V; 9,66 v
Upg = 10 T3 By = 10 kOham;
T = =45 °c
UBB = 10 V; gIL = 0 Vi 9,53 v
Upg = 10 V5 By = 10 kOhm;
v, = 85 ¢
Stromauinahme IBB UﬁB = 10 Vg HIL = @ Vg 5 f@A
' Upg = 10¥; U, =285 °C
UED = 10 Vi QIL = Q ?;@ 5 f;ﬁ.és
Upg = 10 Vi = =45 °¢
EED = 1@ V3 HIL = & Vi 30 /&é.
, Upy = 10 V5 ¥, = 85 °¢
Eingmgsreststmm llll UBE) = ?Q Y UIL = Q Vs 0,08 {uA
legische Eingénge | Upyg = 10 V35 »fj'a = 25 el »
QBD = 10 V; GIL = @ véé 0,08 ,/UA
Uy = 10 V5 §, = <45 °c
UDB = 10 Vg UIL = 0 Vé 1 !uA
Upy = 10 V3 9, = 85 %
busgengeleckstron I Upp = 5 V3 Ugg = =5 V35 100 nh
Upg'= 5 Vs Upp = 5 V3
U, = 0V; §, =25 %
‘UEE = 5 V; GSS = =5 V3 160 nA
Urg= 5V Uy = 5V
Ug = 07; wiw@%
Upp = 5 Vi Ugg = =5 V; 200 nk
'%i:m.-» 5 Vs UII; = 5 Vy
Uy = 0V; o, =85 %
g@@ = 19 V: §S§ = @ V3 16 /I&A
Em = 10 V3 Emlf 3V
g = 07V; P, =25 %
ﬁg@ = .10 ?;.'ng 3V; 1@ !ﬁ;&
gﬁi = 10 V3 Uge = 0 V3
Uy = 0V; ¥y = =45 °¢
Upp = 10 V3 Ugg = 0 V3 15 Sk
Upg = 10 ¥y Upgp= 3 Vg
Yy, = 0V; 7, =85 %
Durchlefwidergtond | Ry Ugp = 10 ¥ 500 Olam
ji Ohm
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i sehe Kennwerhe (Tg =25 °; C;, = 50 pF)

Kennwert Kurs- mige BEX. Einhei$
gelchen
Versgerungsseit | tppg | Upp = 10 Vi Ugg = 0V ‘ | es ns
Verzbgerungsgelt tPHL EDD = 10 V¢ ESS =0V 25 ) ns
Upp = 5 ¥ Ugg = ev 39 ns
Verzdgerungszelt tPLHX ﬁBD = 10 Vi USS = QV 90 ne
der Steusrsignale UED = 5 V3 USS = 0V 150 . ne
Verzfgerungszelt tPHLX UDD = 10 Vi ESS =QV > 20 ns
der Steuersignasle ; Upp = 3 Vi Ugg = © v 150 ns
Bip skapezitét | Cp 10 pF
Eingengakapesl tit CXX 5 ‘ pF
Stevereinglinge
K 561 SA 1 13bit Paritatspriifer
(Bhnlich V 4531 D)
— 7 5
ket | Q
B! Upp =ik
15 [z 18 |7 - ; %
|4 [3 4 18 201
13 [& T 9 418 9
12 B 2 110 o7
i1 [B 11 111 ] 18
10 [7 112 2
CLC I LR =

Bild 14: AnschluSbelegusg wnd Seheltungskurszeichen K 561 SA 1 (Beuform 2)

Bezeichnung der Anschlilsses

1 I 6  Parititscingang ¢ 0 Ausgeng

2 15 Paritétseingang - 10 I 12 Parititeeingang

3 Ié4 Paritltselngeng 11 I 11 Peritétseingeng

4 I3 Peritlétseingeng 12 I 1@ Perititeeingang

g I2 E@ritét@eingang 13 i 9 Peritétseingeng

€ I Perititsein 4¢ T B  Paritéteeingeng

T Lo ParitBteeingeng ) 15 T 7 Paritdtseingang

8 Ugg Bezuvgepotential ’ 16 Ugg Betriebsspannvng



4o

Der K 561 SA 1 emthidlt einen Paritfitsprifer mit 13 Finglingen und einem Paritétsausgeng 0.
Fiir Wertbreiten ven 13 bit oder kleiner kenn sm Ausgeng in Abhingigkelt von der Belegung
der umbenutszten Einegénge eine gerade eder umgerade Paritdt erzeugt werden. Flir Wortbreiten
von 14 bit eder griBer kimnen mehrere Schaltkreise keskadiert werden. Dafilr sollte sus
zeitlichen Griinden der Eingeng I 12 genutzt werden,

Einglinge | kusgang
16|13z 4lzs]lrelIT IB!I% T10)111]112]0
L L L 5 L L L L L : L I L L L
ungerade Zakl ven H-Belegumgen H
gevade Zahl von HeBelegungen I
fggagﬁag‘gﬁjgﬁﬁaz
Kennwert Eurgzeichen Bin. BaX. Einheit
Betriebsspannung Upp «0,5 ' 15 v
Eingangsspannung Uy =0,2 Upp + 0,2 v
Eingangegtron 1 Ig 10 mh
Verlﬁstleistmg bel P‘t;c:t 200 mW
3& = 25 9
Lastkapazltlt V 6, ' 1000 pP
Kennwert MeBbedingungen min. MEX. Einheit
Betriebsspennung Upp 3 - 15 \
ftremeufnahpe Ipp Upp = 1@ V3 Ugp = 0 7 100 Joh
Upg = 10 V5 g, = 25 %
Upp = 10 Vs Ugy = 0V 160 oA
UI?EE 16 V¢ 5’& = =45 °C
o f}@; 7 10 Vs E;& =@ V; 1400 N
regigtron {E‘E[ Upp = 1@ Vs g, = 25 9g 6,05% oA
: Upp = 10 V3 ¥ = «45 °c 6,05 /oA
Upp = 1@ V5 -, = 85 % 1 /oh
Lusgengsspannung L UQL g@ﬁ = 16 Vi gi& = 0 ‘{é 0,01 v
Upy = 10 V3 ﬁ‘amgﬁ ¢
U@D = 10 ¥ UIL = 0 Vi 0,01 ¥
Upg = 10 V5 7, = -45 % |
U’ED = 10 Vg ES’IL = 3 Vé 0,05 | v
UIE = 10 Vg ﬁ'& = 85 ¢
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Kennwert Kurge HeBbedingungen Bl max, Einhedit
zelchen .
husgengsspennung H | Ugy Upp = 10 V3 Uypp, = @ ‘%’; 9,99 v
: - Upy = 10 V3 19’&&25 ¢ :
UDD = 12 zg i’;é%:& = 0 ;?@ gggg v
U = 1 $ = '.’54 C'
IH Ut a
UDD = 10 V3 GIL =0 Vs 9,95 v
Yoy = 10 V3 o, = 85 %¢
IH 4 a )
Avsgengsstrom H Ton Upp = 10 z; HQH = 9,5 V¢ 0,2 mA
Upp = 10 V5 Ugy = 9,5 V3 0,23 mA
o = =45 % : '
&
Upp = 10 Z‘; UGE{ = 9,5 Vi 0,16 mh
Qe P4 8E 3]
Ve “ e
Upp = 5 'g; Ugg = 2,5 Vs 0,2 mh
T, =25 %
UDD = 5 ¥ UOH = 2,5 V3 0,23 mi
o, = -45 °C
UBB = 5 g; UOH = 2,5 Vg 0,16 mh
&, = 85 °c
Aupgangsstrem L Iomn Upp = 10 V5 Ugg, = 0,5 V3 0,5 mh
o o
e =25 °C
Upp = 10 v; Ugr, = 0,5 Vs 0.6 mA
”&a = =45 “C
UBD = 10 Z;“UGL = 0,5 Vg 0,4 mh
Teg 85 o
UDE 2 5 Vg UOL = 0,4 Vy 0,2 mh.
o
Prg =25 °C
Upp = 5 V3 Ugp = 0,4 V3 0,23 mA
g = =45 °C ' :
Upp = 5 Vi Ugp = 0,4 V5 0,16 mh
o
Ve = 85 °C
Ausgengespennung L | Ugy Upp = 10 V3 Upp = 3,0 V5 0,8 v
bel kritischer Ty = 25 % '
Eingengsspannung Upp = 10 Vg Upr = 3,0V 0,8 v
an einem Eingang Vg = =45 g
Upp = 10 g; Upp, = 2,9 V3 6,8 ¥
g = 8 °C
UDB = 5 z; UIL = Tgs ‘?; 0,8 v
g = 25 ¢ '
Upp = SVéU = 1,4 Ty 0,8 v
PDp = =45 °C
Upp = 5 Vilp, = 1,5 Vs 0,8 v
-~ = 85 C
&
husgengsspannung H | Uy Ugp = 10 V5 Uppy = T.0 Vs g v
bei kritischer o, = 25 g
Eingangsspannung Uyp = 10 Vi Ugy = 7,1 Vg 9 v
an einem Eingang ﬁ’a = «45 %¢
UDD = 19 'Z; UIH = T,0 Vs 9 v
'0'& = 85 ¢
UDD = 5 g; UIL s 1,5 V; 3.5 v
TUg =25 °C :
Upp = 5 Vé Upp, = 1,5 V3 3.8 ¥
7?‘& = =45 °C
UDB = 5 Vg U = ‘iﬁé‘ ‘V; 395 Y
e = 8 ‘¢
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Dynemische Kemawerte  (Upg = Upps Upp = 0 V3 Cp = 50 pFy § = 25 °0)
Keanwert Kurg- HeBbedingungen mine WX, Einhei}
’ gelchen
Verszbgerungszeit der | Tppp Upp =10V 600 ne
Informationseinginge Upp= 57V 1456 ng
I0 oo I 11 tory Upp = 10V - 600 2y
Upp= 57V 1400 ns
Verzlgerungszell tprL, Upp = 107 375 ng
I12 Upp = 57V 800 ns
tpyy  Upp = 10V 375 ns
Upp = 57V 600 ns
Eingangskapazitit Cr 5 PP
Impulsdisgramm: siehe K 561 LE 10, Bild 3
K 561 IP 2 4bit GroBenkomparator
(Bhnlich V 4585 D)
- ! ) A 0 ==
ﬂ UDD ..Z.,_., A > -w-l%
ER £ A2 A=B 5
& B a3 A<B |1
183 11
R =T
17 A<B I =
EER E g3
% A O .éé;...__ A=B
B1 =1 A=B
21 A<B
Bild 15: AnschluBbelegung wnd Schaltungskurzzeichen K 561 IP 2 (Bauform 2)
Bezeichnung der Anschlisse:
1 B 2 Eingeng 2 Wort B 9 B 1 Eingeng 1 Wort B
2 42 Eingang 2 Wort A 10 A O Bingeng O Wort 4
3 A =3 Ausgeng 11 B o Eingeng O Wort B
4 1A > 3B Uvertragseingeng 12 A< B hAusgeng
5 Ih < B Jvertragseingang ’ 13 A> B husgeng
¢ Thed Ubertregseingeng 14 B3 Eingeng 3 Wort B
7 A1 Eingeng 1 Wert & 15 43 Bingeng 3 Wert A
8 Uss Bezvgepotential 16 Unp Betriehaspranung
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43

seris E 564

Der Scheltkreis K 561 IF 2 belmhaltet einen 4bit Griébenkomperator zum Vergleich zweier
4bit-¥8rter. Dabei wird gepriift, ob des Wort 4 (A 0 ... & 3) "gr8Ber als®, "glelich®™ oder
weleiner als® dos Yert B (B 0 ... B 3) ist. Die Einglinge 4 3 wnd B 3 besitzen dshel die

grbbte Wichibung.

Kemparetoreingtinge tibertragseinginge = |Ausghnge
A3, B3 |A2, B2 |A1,B1|A0,BO|IA< B|IA =B|TAS> BlA < BlA=BlA>E
A3>B3 = x x x = 4 L I H .
L3 =3 3423>B2 = X % x H E L H
A3=2B342=82A1>B1 ® = b4 h:4 L L H
A3 =B342=8B2A1T=8B1A0>B20 z X H 5L L B
43=B342=8241=B140=329 L L L H
A3=B3A2=382{41=B1A0=B60 L B x L B Is
A 2B 3|4 2=B2A1=83140=320 H L % L L -
A3~B3A2gBEATzB1A¢<BQ x x x H I L
A3=B8B3A2=8B2A1<E1 x x x % p: | 5L L
LA3=3B3lA2<38B2 % x x x z H | L L
A3<3B3 x X _x x x b4 H L L
Kennwert Kurzgzelchen mine MEX Einheit
Betriebsspannung UI)D «0,5 15 v
Eingengsspennung UI =02 UDD + 0,2 v
Eingengsstrom Iy 10 mh
Verlustleistung bel Pi@t‘ 200 wW
o]
Vg =25 °C
Statigche Kenmnwerte
Kennwert Rurge HeBbedingungen mine BaxX. Einhelt
zeichen
Betriebsspennung Upp 3 15 v
Stromaufnehme I Upn = 10 V39 = 25 %¢ 100 A
Db DD a o /
: it} s 10 ¥: 0~ = =45 YC 100 VA
DD 8 o /
U =10 Vi 9. = B85 ¢ 1400 uh
D & o /
Upp = 5 Viv, = 25 "€ 50 Job
Upp = 5 Vi, = =45 °C 50 ik
Upp = 5 Vid, = 85 % 700 jub
Eingengareststrom tzzl Upp = 10 Vi, = 25 g 0,2 Job
Upp = 10 V5 5 = =45 ¢ 042 uh
nD 5 Vg, o /
Upp = 10 V5§, = 85 °¢C 1 fm,




4h

Kennwert Kurg- HeBbedingungen min. BeX. Einhel
zelchen
husgengsspenmung L | Uy Upp = 10 V5 U, = 25 °C 0,061 v
Upp = 10 V3 7, = =45 °C 0,01 v
Upp = 10 V5, = 85 °C 0,05 ¥
Upp = 5 Vs, = 25 % 0,01 v
Upp = 5 Vi ¥, = =45 °C 0,01 v
Upp = 5 Vi, = 8 °C 0,05 v
i&%gﬁngSSpmw H UOH UDD = 10 V; ‘39'& = 25 ° 9,99 A2
Upp = 10 V5 &, = -45 % 9,99 A
Upp = 10 Vs, = 85 % 9,95 v
Upp = 5 Vi, = 25 °C 4,99 v
Upp = 5 ViJ, = ~45 % ,99 v
op = 5 Viehy = 85 ° 4,95 v
Auggangsstron L Top Upp = 10 T3¢, = 25 %; 0,5 mé
Ug = 055 V
Upp = 10 V3 o, = =45 °C; 0,6 mh
Ug, = 0,5V
Upp = 10 V5, = 85 °0; 0,4 mh
Ugp, = 0,5V
Upp = 5 Vi, = 25 °C; 0,2 mh -
Ugp, = 0,4V _
Upp = 5 V3 U, = =45 °C; 0,23 mA
Ugp = 0.4V
Upp = 5 Vi, = 85 °0; 0,16 mA
Ugp = 0,4 7
Ansgengsstrom H Iog |Upp = 10 Vs, = 25 °Cy 0,2 mh
UQH = 995 v
Upp = 10 V3 9, = =45 °0; 0,23 BA
Ugg = 9.5V
Upp = 10 V3V, = 85 %03 6,16 A
UQH = 995 v
Upp = 5 ViV = 25 % 0,2 mh
Ugg ® 2,57V
Upp = 5 Vid, = ~45 °C; 0,23 wh
Ugg = 2.5V
Upp = 5 Vief, = 85 % 0,16 mA
’ UOH = ‘2‘95 v
Auvsgangsspannung L UOL UBD = 10 V; EJ‘IL = 3,0 Vg 1 v
bei kritischer Upg = 7,0 Vs 9, =25 °
Eingengsspannung Upp = 10 V3 Upp = 3,0 V5 1 ¥
an allen Einglingen UIH = 7,1 V5 Jg = =45 ¢
gugleiech EDD = 10 Vj UIL = 2,9 Vg 1 v
Upg = 7.0 Vs 9, =85.°%
Upp = 5 Vs Upp = 1,5 V5 0,8 v
Upg = 3,5 Vs g =25 °C ‘
YUpp = 5 Vi Upp = 1,5 Vg Q,8 v
HIE = 3,6 Vg ﬁ"a = =45 bq
UBB = 5 Vi EIL = 1,4 V3 @8 v
Upg = 3,5 V; U, = 85 °C
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Lh
38

N L

Bild 18:

Geh8useabmessungen Bauform 3
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Kennwert Rurge Kefhedingungen min, max. Einhel%®
zeichen
Ausgeugsgpanvung H HOH UDD = 10 Vi UIL = 3,0 Vs ] v
bel kritischer Upg = Ts0 Vs 9, =25°C
Eingangsspannung Upp = 10 V5 Upg, = 3,0 Vs 9 v
en allen Eingiingen Urg = T,1 Vg Gy = ~45 °¢
zugleich UDD =10 Vi UIL =2 2,9 Vs g v
Upg = To0 Vs o =85 °C
UDD = 5 Vi UEL = 1,6 ¥t 4,2 ¥
Upg = 3,5 Vs 4 = 25 °C
UDD = 5 V; UIL = 1,5 v; 492 v
Upg = 3,6 V3 ¥, = =45 °C
UDD = 5 Vi UIL = 144 Vg 4,2 v
Upg = 35 Vs g = 85 %
Dynamische Kennwerie
(6, = 50 pF)
Kennwert Kurz- | MeBbedingungen mine. meX . Einheit
zeichen
Verztgerungszeit t gL Upp = 10 V3 Sé = 25 % 600 ns
tprg | Upp = 10 Vi Ty = —45 °c 600 ns
Upp = 10 V5§, = 85 °c 750 ns
Upp = 5 Vi¥, = 25 °C 1400 ns
Upp = 5 Vi, = =45 °C 1400 ns
Upp = 5 Vi9, = 8 °C 1700 ns
8b
o 175
I -
l[ ot
28 PR TR
o HHHHHHH
, ; |
s h ol i
IS
22 lg
Bild 17: Gehduseabmessungen Beuform 2
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TU 11-79 Mikroschemy K 561 1IE 5, K 561 LE 6, K 561 LP 2, technitscheskie uslovia

00348.45T7 TV 5

(TY 11=79 = Eilkreschaltkreise K 561 LE 5, K 561 LE 6, K 561 LP 2; technische

Bedingungen 0.348.457 TU 5 vom 01.10.1979)

TU 11-80 Mikroschemy K 561 IR 9, K 561 TM 2, K 5671 LP 13, K 561 L4 7, K 561 LA 8

technitacheskie uslevia

(FU 11-80 ~ Mikroschaltkreise K 561 IR 9, K 561 TH 2, K 561 LP 13, K 561 LA 7,

K 561 LA 8, teshnische Bedingungen)

Wybiske iz technitschekich uslevii ne mikroschemy K 561 L4 7, K S61 TM 2
(Auszug sus den technischen Bedingungen der Mikreschaltkreise K 561 L& 7,

K 561 ¥ 2)

TU 11=79 Mikroschemy K 561 LS 2, K 561 PU 4, technitscheskie uslovia

0.348.457 10 2

(TU 11-79 Mikroschaltkreise K 561 LS 2, K 561 PU 4, technische Bedingungen

0. 348. 45T TU 2 vom 01.,10.1979)

Hikreschemy K 561 KT 3, K 561 L& 9, K 561 LE 10, K 561 Li 1, technitscheskie

uslovia

(Mikroscheltkreise K 561 KT 3, K 561 LA 9, X 561 LE 10, K 5671 LA 1, technische

Bedingiungen)

KMOP Zifrowye integralnye schemy w plastniassowych koppusach serii EK 561
(CMOS digitele integrierte Schaltkreise im Plastgehfuse der Serie EX 561,

Eatalog, Informationsmaterial)

Wypiske is technltscheskich uslovil bkO.348.457 - 20 TU na mikreschemy K 561 ID i
(huszug aus den techmischen Bedingungen bk 0.348.457 - 20 TU fir den Mikro-

scheltkreis K 561 ID 1)

Integralnye mikroschemy (zifrowye)
Integrated circuits (digital)

(Katalog integrierte Schaltkreise, digital)
Kataelog integralnych mikroschem

(Katalog integrierte Schaltkreise)

Hikreschemy K 561 IR 6, K 561 IR 11, K 561 IR 12, technitscheskie uslovia

0.348.457 = 15 TU

(Mikremchaltkreise K 561 IR 6, X 561 IR i1, K 561 IR 12, techunische

Bedingungen 0.348.457 = 15 FU)

U 11-T79 Hikroschemy K 561 IE 9, K 5671 T 3, K 561 TR 2, techmitscheskie

velovie

Bedl e vem 01.10.1979)

(FY 11=T9 Bikroschaltkreise K 561 IE 9, K 561 ™ 3, K 561 TR 2, technische
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Herstellarland: UdSSR

{lbersetzung, bearb.

Der integrierte Schaltkreis KR 537 RU 2 A ist ein stetischer Schreib-lLese-Speicher (RAM) mit
wehlfrelem Zugriff in der Orgenisstion 4096 = 1 Blt,

BEr wird in CMOS-Pechnologie hergestellt und befindet sich in einem 18poligen DIl~Gehiuse.
Der Schaltkreis ist fiir den Einsatsz in Datenverarbeltungsenlegen beatimmt.

" 5 ]
18] Uce 1@,__2?
7 A 2 VAR YN
B A 1 S A3
A &
B A O 24 A5
) A 9 o
[ A0 LY ;
72l A1 3 A3 DO :
: 3~ A0
11 DI -~ A 11
10 CE 14 by
B4 we
B oce

Bild 1: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzelchen



Begeichnung der Anschlilsse:

1 A3 ZellensdrsBeingang 10 65 Freigebesignal (Chip enable)
2 A 4 ZeilenadreBeingang 11 DI Dateneingang
3 A5 ZeilenedreBSeingang 12 A 11 SpaltensdreBeingang
4 A6 SpaltenadreBeingang 13 A 10 SpaltenadreBeingang
5 AT SpaltensdreBeingang 14 A 9 spaltenadrefeingeang
6 A8 Spal tenadreSeingang 15 A 0 ZeilenadreBeingang
7 Bo Datensusgang 16 A1 ,Zeilena&reﬁeinggng
8 WE Eingang Schreiben 17 A 2 ZeilenadreBeingang
9 . Ugg Bezugspotential = 18 'UCC  Betriebsspannung

%8
max.2h 200

Bild 2: Geh#useabmessungen

= 4k RAK iv der Orgenisation von 4096 x 1. bit

= CHMOS=Technologie, UGG =5%Y

= Zykluszeit Legens tRC = 500 ns

= Zykluszeit Schreiben: tye = 500 ns

~ gtatische Betriebsweise, deher kein Auffrischen der Information
= tristete-dusgeng

= getrennter Datenein- und -ausgang

= zergtbrungsfreies Lesen

-~ elnfache Kapazitétserwelterung dureh Chipeauswahleingang

Betriebgart Eingdunge e Auggang

Standby 1 x x o
Legen 0 1 x 0 oder 1
Schreiben 0 ¢ o o o
Schreiben 1 0 0 1 >’

Tabelle 1: Wehrheitstabelle KR537 RU 2 &
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Beschreibung

Der KR537 RU 2 A-ist ein statischer RAM in CMOS-Technologie in der Organisatien 4096 x 1 bit.
Der XR537 RU 2 A befindet sich in einem 18poligen DIL-Plastgehluse mit 2,5 mm Raster-und

10. mm Reihenabstend. Den inneren Aufbeu des Schaltkreises enthHlt das Blockschaltbhild

(Bi1ld 3).

Uber die Adresseneinglnge 4 C ..o & 5 wird lber den Zeilendekoder und ilber die Adressenein-
ginge A 6 ... A 11 iber den Spaltendekeder der Speicherplatz in der Spelchermatrix engewdhlt.
Der KR537 RU 2 A besitzt einen IL-ektiven Steuereingang fir die Chipskiivierung CE und einen
I—akiiven Steuereingeng ¥& fiir Einschreiben in dem RAM.

Uber die Steuereinginge werden in Verbindung mit dem Deiteneingang DI die 4 Beiriebsarten

des RAM eingestellt. Die Datensusgabe erfolgt iiber die Infermetionsausgebeeinheit an BO.

In die Betriebsart "Ruhezustand" wird der Schaltkreis iber die Chipaktivierung CE = H ge-
@chaltet. Unebhéingig von der Belegung des Dateneingaenges DI ist der Detensusgang in dlesem
Zustand hochehmig.

Aktiviert wird der Sch&ltkre159 indem die Chipaktiviermng TE = UIL wird.

ber den zweiten Stevereimgang WE wird fir ¥E = Upy der Schaltkreis in die Betriebsart
"Legsen! geschaltet. Unabhingig von der Belegung des Dateneinganges DI wird die auf der an=-
gewdhlten Adresse abgespelcherte Information ausgegeben und erscheint am Datenausgang DO.

In die Betriebsart "Schreiben” wird der Schalikreis bei aktiviertem Schaltkreia (CE = UIL)
durch den Steuereingsug T8 = UIL geschaltet. In Abh#ngigkeit von der Belegung des Daten-

-

einganges DI wird auf die asusgewihlie Adresse O oder 1 geschrieben.

Zeilen- Zeilen- Speicher-
adref}- dekoder matrix
verstarker 64 x 6L

F

Spalten-
adrel-
verstarker

~Spalten-
erstdrker

Spalten -
dekoder
E/A

%

L

Schreib -
Lese ~
Verstarker

+ Steuer- Ausgangs-
logik stufe

Eingangs-
daten-
verstarker

h J—J

CE Eingangs-
—~=—1 signal-
verstarker

Bild 3: Blockschalthild




Kennwert Kurzzeichen mine BaX, Einheit
Betriebsspannung /UGG =0,3 6 v
Eingengsspennung UI =0, 3 UGQ + 6;3 v
Ausgangsstrom Io 10 mA
Lastkapazitét Cy, 1060 pF
Statigche Kennwerte

Kennwert Kurze HeBbedingungen mine mex. Einheit

zeichen

Betriebsspennung Usg 4,5 555 v
Eingangsspennung H Upy 3,6 Ugo + 0,3 v
Eingengsspennung L UIL =0, 3 161 ¥
Ausgangsspannung L Yor, ' IOL = 1,6 mA 0,4 v
Ausgengsspannung H UOH "”IOH = 1,2 mh 2,4 v
Eingengsaperrstrom ILI 10 /ué.
Ausgengssperrstrom ILO 10 /UA
dynamische Betriebs- | I £ =1 Mz 10 mh
gtromaufnahme CCH

Rubestromaufnehme Toes Ugg =5V 50 /uA
Dynemische Kennwerte

Kennwert L(urz—- MeBpedingungen min, E ) Einheit

zelchen

Zykluszeit Schreiben tWC 500 ng
Zykluszeit Lesen *re 500 ns
CE~Bin-Zeit tom 350 ns
Dauver des Schreibsign. tWP tGE + 20 ne
Adressenvorhaliezeit tc 2Q ng
Schreibsignal-Vorhalte« % G jt,. -~ 20 ny
zelt gegenilber Adresse WA Ac

EE:’PSJASE tcc 150 ne
CE=-Zugriffazelt tao 350 ns
Adressenzugriffszeit thoc tCO + tAG ng
Ausgengsabschaltzelt topp 35 ns
EPingangskepazitit Cr 17; = 25 8 oF
Ausgangskapazitlt ¢ o = 25 % 14 pF

Die Mempung der dynamigchen Kennwerte erfolgt bei einer PPL-Last, Gy, = 50 pF wnd einem Pegel

von 0,5 ¢ Bma




1/87 (10) 5 KR 537 RU 2 A
UgL V1 Ugp [V]
L ! &
0,87 L4
0Bt 31
O,['&" 2' 2
0,2t 11 Y
e S [MA] e b [mA]
o —H 6§k o 5 L 6 & o
Bild 4: Typ. Abh#ngigkelt der l-Ausgangs- Bild 5: Typ. Abhéngigkeit der H-Ausgengs-
SpannuUng UOL vom Leststrom IL gpannung UOH vom Ekaststirom IL
I LA lcc [uAl
& ) A
20T L0+
2
157 30+
101 504
5+ 10+ /1
»Ucc V! y1°C)

0o i 53 L 8 0 2520 75 100 105

Bild 6: Typ. Abhingigkeit des Rubesiro- Bild 7: Typ. Abhéingigkelt des Ruhestromes I,
mes ICC von der Betriebsspennung von der Tempersatur
Use

fco [F‘IS]
&4
3007 J = 25 °¢
2007 - -
1 UCC = 4,5V

100+ 2 - Ugg =207

L ] 1 1 1 ?’;UCC [Vl

o i 5 5 L 5 b

Bild 8: Typ. Abh¥ngigkeit der Zugriffszeit
too Von der Betriebsspennung Vse



fco[ﬁs} %CO[nS}
9 ] 1=Ugg = 4,5V
400+ 400+ 1 2 = Upe =507V
1 3 =i Uny = 5,57V
300+ /2 300t /2 = Vgg
3 3 7?/ = 25 %
2 /ﬁf/{ 2007 % a
0o
1001 100t
ey p ¥ [C] T s—— [ o]
0 25 50 75 100 125 0 100 200 300 400 500
Bild 9: Typ. Abhiingigkeit der Zugriffs-= Bild 10: Typ. AbhBngigkeit der Zugriffs-
zelt tCO von der Temperatur zelt tco von der Lastkapazitit CL
TTTTA
%
UAO“'UAﬁ 509/ — /
Uce 50%/—
UWE 50%¢—
Upy / '
Uno Rog —> o //
ﬁ<:2i214£2125/ L
Alle Zeitintervalle der Eingengssignale werden bezogen auf den Pegel wvon 0,5
gemessen. Das Ausgengssignal wird bezogen auf die Pegel UOL £0,4V bzw.'UoH 2 2,7V
gemessen. Ry - Ausgangaswlderstand
Bild 11: Impulsdiegremm Schreibzyklus
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Uao-+YUaty

UWE

Bild 12:

30 %6 —

T B0 %

10 %e - _/

=

50 %0

Ll

g:;fm

7

/4QO-—>¢0

XR 537 RU 2 A

Alle Zeitinteréalle der Eingagssignale werden bezogen auf_éen Pegel 0,5

gemesgen. Das Ausgangssignal wird bezogen auf die Pegel UOL £ 0,4 V bzw.

Uon

2 2,7 V gemessen. '

Rg = Ausgengswiederstand

Impulsdisgremm Lesezyklus:
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verldufige technische Daten

Hersteller: VEB Zéntrum fir Ferschung und Techrolagie
Mikroslektrenik Dresden ~ ‘

im VEB Kombinat Carl Zeiss Jena

OMOS-Gate-hArray-System mit 12 000 Beuelementen

-Des CHOE-Gate=Array=-System U 5200 gestattet denrAnwendern, gelbst digitaele Schaltkreise zu enﬁw

" werfen, ohne def umfassende Detailkemntnisse des Eptwurfes von Schaltkreisen notwendig sind. .
Dieses neuartige Herangehenyan den Emtwurf von digitalen Schaltkreisen wird durch eine Reihe von
Vorarbeiten des Schaltkrelsherstellers ermbglicht. Umfeangreiche Entwicklungssoftware und ein Kata-
log verwendbarer logischer Grundelemente gestatten‘eine Unsetzung- der anwendersufgabenstellung in
das Gate Array. Damit die'gewﬁhschten geheltkreise schnell zur Verfigung sﬁehen,:ist die Grund-
struktur eines Gate Arrays fiir alle Schaltkreise gleich (Master U 5201) und wird durch drei
kundenapezifische Ebenen (davon zweil Verdrahtungsebenen) modifiziert.

Das Gate-Array-System U 5200 bietet folgende Vorteile:

e kurze Entwicklungezeiten 7
¢ Hentabilitédt bereits bei geringen Stiiekzahlen 7

¢ weitestgehende Untergtitzung des Entwurfes durch Zellenbibliothek
mit etws 100 Zellen und komfortebles Entwurfesystem B

e Ergatz von 100 ... 200 gtendard-Logik-Scheltkreisen
e Nutzung leistungsarmer CHOS=Technologie
s TTL~kompatibel; susgengsseitig Treibung einer Stenderd-TTL-Last



' Pechnische Ubersicht

Mester U 5201
Gesamtgatterdquivalent: 3000 o
‘(Gatterdquivalent entspricht NAND/NOR mit 2 Eingingen)
davon 1020 Logikgettertiquivelente

102 JK-Mester-Slave=Flip=Flops

52 BE/A-Stufen

Masteraysnutzung bis etwa 80 % mdglich
Makrozelienkatalog~enthéltz Inverter, Grundgatterg Decoder, Muitiplézerg DemultipleXer9

_ JK-Mester-Slave-Flip-Flops, Arithmetikscheltunges, Z&hler, Teiler,
Schieberegister, Segmentdecoder; E/A-Stufen - 3

1

5
M mnnasmsnononos

4

W
So0ln Mo U R L T

VA

T T T U R T

o

2o ok ... .o el 2/
18,772 . .
] Hurhieruﬁg: kennzeichmet Pint Bild’ 1: Geh&use )
. 2) Aufgetzfldehe o . Verksppung in’_Pl&S;t-sChipm
‘ cerrier - 64polig
AnschluBbelegung
1 Magse . . - S 39 Interfacesteuereingsng -
2 eee T kundengpezifische Signale 40 Interfacesteluereingsng =
8 Eingeng LSSD-Kette . ,
kundenspezifischer Eingang : . Bingeng Teststrukiur
9 Tekteingeng ; ‘ 41 Agsgang Testetruktur
10 ... 16 kundenspezifische Signsl 42 oo 47 kundenspezifische Signele
1T Masse ‘ 48 MNasse
18 ... 23 kundenspezifische Signsle : 49 <o 55 kundenspezifische Signele
24 Priifmodus : : 56 Ausgeng LSSD?KStte
25 ... 31 kundenspezifische Signele 57 «<. 63 kundenspezifische Signale
32 Betriebsspannung S 64 Betriebsspannung
33 ... 38 kundenspezifische Signale ) ‘
Allgemeine Betriebsbedingungen
' | Kurze '
zelchen |  min. max, Eimheit
. Betriebsspannung UCC 4,75 i 5:25 T
L-Fingangsspannung UlL w043 0,8 v
H-Eingangsspannimg Urp 2,0 Upa#043 v
Umgebungstemperatur ) Ai 0 0 e

Die gpezlellen Betriebsgbedingungen sind von der GateaArr&ymKunﬁeﬁverdrahtung abhingig.



‘Die Betricbsstromaufnahme ist von der Kundenverdré,ht@mg abhélngig,,

Grenzwerie

‘Fir die Gate—Arr&vaauele,mente/ gind die MOS/CMOS

bel UCC = 4,75 V"IO =“-’Q,4'ITIA ‘

1/87 (10Q) 3
Kurze= . Binhelt
zeichen mine. maxe
‘Ruhegtromvexbresch ) Toon 200 o
e o e 1 : , :
Eingengsleckstrom I Tore 10 uh
Swmenleckstrom aller . LL? “LES : / )
- Binginge ohte Low=
Haltetrangistor
s . 1y e
H-Einganggleckstrom i 46 uld
{Summenleckstrom LHE /7
aller Finginge mit
- Tow-Helietrensistor)
T=Auggangaspannung 2) Usg, k 044 V-
H=AUSRengss PENNUNE 3 Uoy 2,8 ' v
Fingangskapazitit -G 10 PF
2 b ) ﬁ = 5,257, U . 25V
2) ek cg = 5525 $ IH = 5}5
bei IO = 2 mi
3)

~Behandlungsvors dhriften einzuhalten.

Kurz- Einheit
zeichen mine: nmexXe .
Betriebgspannung Use = 0,5 7,0 v
Eingahgsspannu;;g an allen Uy = 0,5 750, v
Eingdngen : .
&us‘gmsspmmg Uy = 0,5 7.0 v
Verlustleistung Py 0,5 W
~atriebatemperatur él’a 0 70 °c
Lagertemperatur ) - 55 125 ¢

U 5200
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vorlEufige technische Daten

Vergleichstyp
P 8272 ‘
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Hersteller: VEB Zentrum fiir Eorschung und Technoiogse

ﬁﬁekmekektwmk Dresden -
Cim VEB Kombinat Carl Zeiss J@na

Ploppy ‘= Digk == Gontroller

=

Steuerschaltkrels flir Folienspeicher (FlopéymDisk) Zux Orgénisation dés»Daténaustausdhesfzwisﬁhen
einer CPU und meximal 4 FloppwalskaLaufwerken '

geelgnet TUr Standard-Floppy (8“) - U 8272 D 08 und Mini-Floppy (5 25“) - .U 8272 D 04
programmierbare Aufzelchnungslange Vo, 128, 2586, 512 oder 1024 Byte/Sektor - ) k
Kempatlbllitab sum TBM = Einfach = (PM, einfache Dichte) und Doppelformat (MFM, dopﬁelté Dichite)
Mehrfaghsektorm und MehrﬁachspurmUbertragungsfahigkeLt 7 '
Datentr@nspcrt wahlwelse (programmi@rba?) im DMA= oder NQNwDMAwMQng

Datens= und A&rﬁsgensuchfahigkezt
15 e;nsatzspezifisghe Befehle

Ergeugung zehlreicher Steversignale (fir externe PLL, Sehreibvorabgleich usw.) und Ststusinforma-

~tion

E:ogrémmierung durch CRU

geeignet fir Zahireiche CPU‘ST:}Tpen9 einsehlieBlich U 880 D
pakifrequens : 8 MHz flir U 8272 D 08; 4 MHz fir U 8272 D 04
Betriebsspannung +5 7

40=poliges DIi=PlagtgehBuse (metrische§ Pine und Reihenabgtand)
MSGT-Herstellungstechnologle

Typapekirom: U 8272 D 08 = Grundtyp =
U 8272 D 04 = Anfelltyp =



@ U
T4} AW/ SEEK

Eg LCT iR
37] FR/5TP
36) HDL
321 RDY

37 WP/TS

32] P51
3 P50

23] 25
28} DS
T3l HOSEL
5] MFM
331 WE

77 VCO
23] RUDATA
oW

{2 wRCLK

'Bild 1: AngchluBbelogung

TERT/TRUY

) WRDATA

Pinbelegu

2

40

Pin  Belegung ‘ s -
i RESRT RESET: Erzeugung des Grundzustendes
2 RD READ: Steuersignal flir Dateniibertragung
3 WR WRITE: Steuersigunsl fir Datenibertragung
4 C8 CHIP SELECT: Schaltkreisenwahl :
5 A0 AO: Daten~ und Statusregisteranwshlsignal
6-13 DBA-DB7  Datenbus ,
14 DRQ DMA=REQUEST: DMAmAnforderang
15 DACK - DMA=ACKNOWLEDGE: DMA-Best#tigung .
16 10 - TERMINAL COUNT: Beendigung d. DMA=Transfer
17 IDX INDEX: Anzeigen des Begimns einer Spur
18 INT INTERRUPT: Interruptanforderung ‘
19 CIK “CLOCK: Einphasen = 8 WHz ~ Rechteck = Takt
20 USS . Magse V
WBCIK WRITE CLOCK: Datenschréihtakﬁ
22 W DATA WINDOW: Datenbegleitsignal “vom FDD
23 BD DATA  READ DATA: Daten vom FDD
24 VGO VCO: Regelung des Oszillators der PLL-
.25 WE. - WRITE: ENABLE: Freigabesignal zum Datenschre;ben ~
26 MFM FM ¢ D&tenschrelbmodus ,
27 HDSEL HEAD SELECT: Kopfauswahl
28,29 DS1, DSH DRIVE SELECT: Auswshlsignal fiir FDD-Station
30 - WR DATA  WRITE DATA: Sehreibleltung ds ser;ellen Takt= und
: Datenbits zum FDD
31,32 Psg, PS1 EPECOMPENSATIQN Sohreiben &es Vor&bgleiﬁhst&tus bed
o uEM
33 PLL/TRUS FAULT/TRACK% Fehlermeldung des EDD/Spur ¢
34 WR/TS WRITE RROTECT/TWOSIDE: Prifung Buf Sehreibs@huﬁz[
. zwelseltige Diskette
35 RDY READY: Bereitschaft des FDD :
36 HDL HEAD LOAD; Iaden des Iesa~3@hreib&opfes
37 FR/STP FAULT u. RESET/STEP: Ricksetzen d. FahleerE ;n.EﬁE[
, ~ Schyrittimpulge fir die Kopfposition
38 ICT/DIR  LOW CURRENT/DIRECTION: Reduzieven des chfgﬁhxgib@
4 stromes/Festlegung Kopfbewegung ;
39  RW/SEEK  READ/WRITE/SEEK: Auswahl des Betriehsmodus
Vo Betriebgspannung +5 V
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3 U 8272 D
' ‘ Q&i{éf?" f;/ﬂ& -
280287 () freiver > ) Register
. Terminal Courtt , :
. ’ 5 @éﬁfgf@ - wr Clock
. e DAT
‘Ziﬁm DHA Regts Steverurg N s oes Sereller? e gg 5?%52@
DMA -Ackrowle o Lesen, §\:> lnterfoces — gi'gggff’ﬂggggﬁgg q
/ ‘ o ; ‘ - RD- Daten
/ﬁg’j o Echirerberi u. % ~——  Daten Wincow
‘ f?z , S—— C:::::i> g T o Ge
Wo e | o | :
Zatq Select/ |l |
Status Reg. = ‘ PRy Erir e R TWo SIDE
: ; gabe acy
Reset  — g ; éﬂé@ﬁﬂmﬁ@ 7 f— Fort — 5;%;; proaect
— 14 B, Lo N
\% Ny reer - o= /:E?U(z’ !/ Track Q
£ o ‘
i ST dusgate = arie Select 0
£ 4 A Port —= Jrive Select 7
L X = MEM Mede
| : — 5;4/ / gﬁe‘k
, i e HEAD szggf
I = LOW CURRENT/DIRELT
i e S FALLT f?‘é"sEf/é‘?Fp«

Bild 2: Blockschalibild

'Fuphtlonsbeschr@lbung

Dar FleppylesKwCQnT§6119f (FDC) U 8272 D ist ein Steuerschaltkreis ?ur'Floppj«DiSAmLaufwerke, ar
orgenisiert den Dasenaustaubch gwigchen einem Prozesser (CPU bzwe ZRE-Modul) und bis zu 4 (Standard=
oder Mini=) Floppy-Disk=lasufwerken. Hierzu besitzt er 15 einsatzorientierte, nachstehend aufge~
fithrte Befehle (sog. Kommandos): :

. = Dgten lesen ) - Daten schreiben

" Lesen ignowisryter Daten = Schrelben ignorierter Daten
- Lesen einer Spur : ’ = Legen eines Identifiketionafeldes
- Pormatieren einer Spur = Testen1auf Datengleichheit
~ Testen kleiner cder gleich ; ~w Tegten grofer oder gleich
« Rickesetzen - v = Wertzuwelsung ‘
= Abfregen deg Interrupt-Status - Abfragen des Treiber~Status
~ Suchen :

Tm Rahmen der Befehlsab&rbeltung werden vom FDC zshlreiche IntezfaoewbteuerSlgnale erzeugt, z. Be
Signale flir den Aufbau eimer externen FLL, Schreibvorabgleichschaltung usw. Nach beendeter Abar~
beitungs~FPhase sendet der FDC ein Interruptsignal (INT =

1) und danach milssen alle géforderten Lese~
operationen von der CFPU ausgeflibrt werden. ‘ 4

Der U 8272 D enthélt zwel 8 Bit-Register, auf die &1@ CPU iber den Daﬁenbus bzw . Systembus jederzeit
zugreifen ksmn. In diesen Registern kbnnen Daten (Eingabe- und &rgebnlsaaﬁen), die Befehlskodes fir
0¢ge Befehle {Programmierung) , LaufwerkstatusxnfermaﬁLonen vesw. gespeichert werden. Das Statusreée-
g;sﬁery der Vereinfachung des Daﬁenaustausches zwigchen der CPU und dem FDC dienend, kdunen von der
CPU nur gelesen werden. Zwischen den Kommandcos und Schrittimpulsen’ fregt der FDC seriell die einzelw
nen Leufwerke himsichtlich ihres "Bereitsignales™ ab; hat sich eines dieser Signale geéndert, sendet
der U 8272 D ein Interruptsignel sus. Spurschritirate, Kopflade- und ~Entlamdezeit sind vom Anwender
progremmiérbar. Der U 8272 D besitzt eine interne Adressmarkensuchschaltung sowie Mehrfachsektor-
und Mehrfachspur-lUbertragungsfihigkeit.



4

e

- Mit Hilfe der erzeugten Anforderungsslgnale ist es mbglich; DMAmOperatlonen mit einem externen DMA-
" Gontroller (z.8. U 858 D) selbsténdig durchzui‘uhren bzw. tiber eine Unterbrechungsmeldung im NONwDMAm
‘Modus zu arbeitens Bei DMAnBetrleb praucht die CPU ledlgllch die entsprechenden Befehle in den FDC

zu laden; der gesamte Datenaustausch wird denn vom FDC und DMA~Controller gesteuert.

Der durch den U 8272 D rea11s1erbare Datenaustausch kann sowohl ilber das IBM»dlnfachformat (FM)
System 3740 sls auch uber das IBM Doppelform&t (MFM) System 34, einschlieBlich der Dc;ppeJ.Saez.tenbew=

gchreibung’ erfolgene

Mechnische Daten

(Alle Spannungen- sind suf USS = O V bezogen)

Grenzwerxrte

Kurzzeichen

, win. _mex.  Finheif
Betriebsépazmung Usn -0,5 7,0 v
Elnm/Ausgangsspumung UT{UO =0,5 750 V-

" Verlus ulelstung Py e esmon "1,5 W
Umgébungstemperatuf“ - o 4773 0 70 °¢
Lagertemperatur d;stg C=55 12% - g
Bet'ri”erbs‘bé,dinggngen

Kurzzeichen min, " max.  Einheit
Betriebsspanhung Uag 4,79 ‘ 5,25 v
L=Eingasngsspanuung UTL 2 =0,5 0,8 v
He-Bingangsspannung DIH ) 2.0 Ugg + 0,5 vV
Ungebungstemperatur (/aé 0 T0 °¢
Tektperiode tmf) 125 500 ne
* Impulszeiten Tam 0 B g
- tRR 250 e ng
tAW i 0 e ns
fWA 0 ns
T 250 wone ns
.tDW 150 meen - ‘ng
*wp 5 -— ne
. JURDDB) 40 mme o ms
t 3 15 s ns
RDW -
tyrn” 15 e ns
JGRQRW oo 12 s
tRQR3>~ 800 wem o m8
‘tRQWB) 250 . us
. Zykluszelten %‘WG’Y 3 :
CMFM = O - : 2 /e
MFM = 9 iuﬁ

1) gi1% nicht fir CIK und WR CIK

2) fur Anfalltyp U 8272 D 04 bhetrigt fir + oy der Kieimstwert tGY = 250 nsg

3) Werte gelten fily S"candardml?‘lcppy (8 HHIZwTak't) bedl M:LnimFloppy (4 MI-IZssTa,kt) sind die Wer‘te ZU Yere

doppeln
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Dynamisehe Kennwerte

(Die dynamischén Kennwerte beziehen sich auf eine Taktfrequenz f = 8 MHz und eine Lastkepazitét
CL = 190 pF}

Kurzzeichen . U min.. waxe . Einheit

L-Ausgengsspannung o Ty ' e 0,45 v

Ugg = 475 V : k . o R S

IOL & Z,Q; A

H-Ausgenggspangung = . “‘; . Uon - 7 R ER

Ugg = 4757 ' |

Iog = 200/uA

Stromaufnahme ’ : L Tog o SRS '256' mi

imp@lszeiten - R tap e “ 200 . ns

| - . 20 100 ne
tRI‘” eesen 500 \ us
‘fw11> - - 500 ns
»kRQCY Sy 104 e ns
tAKRQ 7 oo 200 ns
Tpg by “64 ' 7 g0 . me
tus foy %% mem . ns
tqp ey 56 . meem U ng
tD"T toy 8 = ng
bs1y o by A0 R

K o tgpp. R thY v 192 L " ng -

tSQP %CY el 40 - ns
tSCﬂ tey ' 264 o e ns

‘Zeiten verddppeln sich bei 4 MHz-Tektfrequensz

‘ : Loy
CLK T
W

lm

Bild 3¢ Tektderstellung



DRQ A

BACK = ~ k

g ) teaw, teo f ’{RQRY‘{ 3
R R

Bild 4: DMA-Operstionen

A

m» N )

Bild 5: Leseoperation, lsufwerkseitig

.AG o3

DACR ﬁ><
~ RD : » ‘K\

~ DATA'

’&aﬁ : | memjfﬁmm

Bild 6: Leseoperation, prozesgorseitig

Ao G5 \ : | ‘ gi
DACK ] . 3 I
§B V {’.yw e /

boe | |

Bild T: Schreibeperation, prazessarseitig
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Applikative Hinweise

‘U 8272 D

Dexr U 8272 D kann in wmit FloppymDisk»Laufwerken ausgestatteten Mikrorechnern, Biirocomputern,

Arbeitsplatzcomputern usw. zahlreiche Steverungsaufgaben im Rahmen des lnterfacesp;els zwlechen
Prozessor bazw, CPU und den FloppyleskwLaufwerken adsfiihren,

Besonders in Verbindung mit einem DMA=Controller (z. B. U 858 D) ermogllcht der U 8272 D relativ
elnfache Systemkonflguratlonen fir mit unterschiedlichsten CPU~Typen konz1p1erten Mikrorechner.

CPU

(U 880 D usw)

i

% . Systembus dés Mikrorechners 4}:
DMA=Controle |l DBQ D8O = D37 oW - Floppy-
Tler S : ga I

U 858 D DACK - U 8272 p | RD DATA Interzace

: 0 NG (FDD)

K Steuersignale Eiggggg _

Steuergignale Ausgeng

Bild 8: Sstemkonflguratlon mit DMA=Controller (Blockscheltbild)

Der U.8272 D wird ueag auch in dem FloppyleskmControlleraModul K 5126 fiir K 1520~Anwendung ein~

gesetzte
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In Abstimmung mit dem Zentralen Blro fir Artikelketalogisierung
werden im Rehmen der Datenblattsammlung Bauelemente-Dokumen-
tetionen hersusgegeben, die nicht bzw. noch nicht im

Zentralen Artikelkstalog (ZAK) enthalten sind.

In diese Ausgabe der Datenblettsammlung wurden Schaltkreise
der Serie K 561 aus der UdSSR sufgenommen, die z.T. in grélerem
Umf importiert werden, jedoch nicht mehr in den gililtigen
Sortimentslisten enthalten sind.

Die Lufnehnie der Dokumentetion zu diesen Scheltkreisen in den
ZAK ist nicht vorgesehen.

Der Einsetz dieser Bauelemente ist nur mit Zustimmung
bilanzverantwortlichen Betriebes, VEB Mikroelektronik

"Karl Merx® Erfurt, zuldssig.
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